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歡迎大家
學舉辦。特別感
更感謝周錦楊

MRS-T 目
本學會一

大陸青島舉行
親自與會，見
代表聯席會議
加洛舉行 IUM
料會議(ICEM)
在座諸位材料

自從去年
「海峽兩岸先
日至十七日於
與會，見證到
日於長春吉林
同一會議歷年

本次年會
入的研究心得
題演講，希望
授外，還特別商
共 902 篇論文
閎康科技謝詠
陳興時博士、

年會是本
投入。也同時

最後敬祝
 
 
 
 
 
 

壹
理事長

                     
                     

前來參加 20
感謝鄭憲清所
校長、陳志臣

目前有永久會
直以來積極參
先進材料國際
識到各材料領
中，藉 Glob

MRS 亞洲材料
)，由台北科技
先進會員踴躍
初接任理事長
進能源材料專
廈門大學舉行
學理與應用實
大學舉行第六
來最豐盛的一
特色是規劃十
報告。今年最
諸位對有興趣
商請國內傑出

文於會中發表
芬總經理、學
中鋼公司副總
會傳承的大事
謝謝五十多位
大家學業、事

壹 
長的話

                   
                   

013 年「中國
所長以及中央
臣教務長及工

會員 700 人、一
參與國際材料
際會議(ICAM
領域皆有知名
bal Network
料會議(ICA)
技大學王錫福
躍參加。 
長以來，本會
專題論壇」，
行「海峽兩岸
實質交流的效
六屆海峽兩岸
一次交流。 
十一大項材料
最大特色是除
趣的主題多多
出電子顯微鏡
。另外，我們
學會傑出服務
總王錫欽博士
事，有賴會員
位贊助廠商及
事業順利、身

話 

                   
                   

國材料科學學
大學工學院同

工學院田永銘院
一般會員 167

料會議，進行
M)，是 IUMRS
名學者參與並發
king 及舉辦 I
，本人將親自
福教授及台灣

會 MRS-T 積極
去年底於廈

岸半導體先進
效果。更對對
岸新材料發展

料主題，進行
除大會演講外
多參與。本次
鏡學者陳福榮教
們還將於大會
務獎給虎尾科
士、交通大學研
員積極參與，
及國內材料相關
身體健康、鴻圖

           
                     

學會」的年會
同仁戮力從事
院長的團隊對
7 人，學生會
學術交流。這
S 兩年一度全
發表豐碩研究
IUMRS 會議加

自組團參加，盛
灣科技大學朱瑾

極與對岸的 C
門大學舉行的
構裝材料專題
岸積極追趕的
論壇，本人邀

壁報論文交流
，在金屬論壇
年會的大會演
教授介紹原子

會時頒發學會最
技大學謝淑惠
研發長張翼教
本會才得以繼
關系所主任所
圖大展！ 

                     

。今年的年會
事，正式籌備會
對本次年會的
員 644 人，是

這是本會一貫
全球大型學術會
究成果。台灣
加強彼此間交
盛況可期。學
瑾教授主辦，

-MRS 展開雙
的「兩岸先進
題論壇」，台
的強烈企圖心
邀請學會代表

流，另有專業
壇與生醫材料
演講我們除了
子級三維 TEM
最高榮譽陸志
惠主任。並頒
教授，特別在
繼續茁壯發展
所長及理監事

                     

會選在位於桃
會議辦了九次

的大力支持與協
是國內歷史最

貫目標。今年
會議。本次會

灣代表約 50 人
交流。另外預
學會明年六月

目前已經步

雙邊合作。去
進功能材料博
台灣有二十多
心深有體會。
表分擔五篇論

業材料論壇五
料論壇，邀請
了邀請到國際
M 顯微術，讓
志鴻獎給黃肇
頒證給三位本
在此恭賀他們
展。在此，再
事的熱心支持

     

桃園中壢、交通
次，內部會議更
協助。 

最久、人數最多
九月二十二日

會議約有 240
人與會發表論

預計今年十二月
月將主辦 IUM

入緊鑼密鼓階

去年中於廈門市
士生論壇」
學者專家與會
今年七月二十
壇演講，對岸

大主題，由邀
到六位國際重
知名燃料電池

讓我們開眼界
肇瑞教授、材料

會新任會士
。 
次特別感謝中
。 
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壹、理事長

通便捷的中央
更是不計其數

多的學會之一
日至二十六日
0 人參加，本

論文，在 IUM
月中旬於印度

MRS 國際電子
階段，屆時希

市鼓浪嶼舉行
。今年六月十
會，本人也親
十五日至二十
岸學者認為這

邀請的專家做
重量級學者做
池學者蔣三平
。本次年會合
料科技貢獻獎
：榮剛集團總

中央大學的積

長的話

央大
數。

一。 
日於
本人
MRS
度班
子材
希望

行的
十五
親自
十八
這是

做深
做專
平教
合計
獎給
總裁

積極



   

貳、中
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國材料科學

 
1. 民國五十

陸志鴻先

2. 民國五十

國內學者

3. 民國五十

五十七年

4. 民國五十

陸志鴻先

郭履基諸

5. 民國五十

證核准成

一屆理監

6. 民國五十

主任委員

為會員委

生籌組美

7. 民國五十

8. 民國五十

織已大致

9. 民國五十

料科學”

評、(4)

10. 民國五十

日，本會

外交部申

11. 民國五十

12. 民國六十

過，民國

貳
中國

學學會沿革

十六年夏，旅

先生、唐君鉑

十六年十月十

者 40 人，為

十六年十一月

年二月二十四

十七年四月二

先生為主任委

諸先生為籌備

十七年九月十

成立。當日上

監事。 

十七年九月二

員，唐君鉑先

委員主任委員

美國分會。 

十七年十月十

十七年十一月

致定型。 

十八年二月，

”正式發行問

問題解答、(

十八年五月，

會國外地區分

申請協助本會

十八年十二月

十年本會聘請

國六十一年正

貳 
國材料科

革 

旅美學人李振

鉑先生，夏新

十一日，由陸

為本會之發起

月，由陸志鴻

四日奉內政部

二十八日上午

委員，唐君鉑

備委員，並積

十五日，本會

上午九時在台

二十二日，召

先生、孫景華

員，卜昴華先

十八日，本會

月二十四日，

本會“材料

問世。當時“

5)國內材料方

，倡議籌組日

分會組織簡則

會在日本成立

月七日，本會

請師大藝術系

正式使用。 

科學學

振民先生赴日本

先生等諸位先

志鴻先生與唐

。 

鴻先生等三十八

台內社字第 2

午九時在台北巿

鉑、方聲恆、孫

極徵求會員

正式成立，共

台北巿延平南路

召開第一屆第一

華先生為常務理

先生為技術服務

會奉內政部頒發

召開第一屆第

科學”季刊

材料科學”之

方面消息。

日本分會，推派

，奉內政部台

分會。外交部

會在龍潭石園召

系汪明賢先生設

學會沿

本東京出席國

先進，共倡籌

唐君鉑先生具

八位發起人署

263329 號函

巿三軍軍官俱

孫景華、王大

。 

共有會員 149

路 142 號三軍

一次理監事會

理事，唐勛治

務委員會主任

發之圖記正式

第二次理監事

，奉內政部頒

之內容共分五

派日本東海大

台內社字第 33

部嗣於十二月

召開第二次會

設計“中國材

沿革 

國際性“材料

籌組“中國材

具名，發函徵

署名向內政部

函復准予籌備

俱樂部召開發

大倫、金祖年

9 人，奉內政

軍軍官俱樂部

會議，推選陸

治先生為常務

任委員，並推

式啟用。 

事會議，通過

頒發內版台誌字

五大類：(1)論

大學黃燕清先

36071 號函核

月二日電請駐

會員大會。 

材料科學學會

料強化會議”

料科學學會”

求發起人，先

部申請籌組“

，並派內政部

發起人會議，成

年、卜昴華、趙

部 57.10.22

部召開成立大

陸志鴻先生為理

務監事，夏新先

推派李振民先生

過本會各委員會

字第 2842 號

著、(2)技術資

先生負責籌備

核准備查。民

日大使館協辦

會”徽章，經第

，順道返國講

。 

先後共邀集國

中國材料科學

部視察顧民岩先

成立本會籌備

趙國才、阮鴻

台內社字第

大會，通過本會

理事長，並兼

先生為總幹事

生、葛守平先

會簡則及委員

號登記證，同年

資料、(3)國外

。民國五十八

民國五十八年十

辦。 

第三屆第三次

講學，八月間

國外學者 24 人

學學會”，民

先生擔任指導

備委員會，共

鴻騫、董蔚翹

291632 號登

會會章及選出

兼任出版委員

事，金祖年先

先生、魏傳曾

員名單。本會

年三月間，“

外論文摘譯及

八年十月二十

十一月十日，

次理監事會議

間與

人、

民國

導。 

共推

翹、

登記

出第

員會

先生

曾先

會組

“材

及書

十九

向

議通



   

 
       
       
 
 

 

13. 民國六十

材料科學

一半身像

14. 民國六十

各界人士

15. 民國六十

過各該會

16. 民國六十

17. 民國六十

18. 民國七十

生為主任

19. 民國七十

20. 民國七十

材料手冊

21. 民國七十

日至二十

22. 民國七十

材料科學

23. 民國七十

24. 民國七十

國際高級

25. 民國七十

26. 民國七十

址亦由龍

27. 民國七十

為 贊 助

Profess

月二十

28. 民國七十

一幅。 

29. 民國七十

於“Ma

30. 民國七十

十五週年

材料研究

巿、台北

                     
                     

十二年五月四

學之貢獻，特

像，安置於志

十七年二月底

士參考。 

十八年一月二

會簡則，推選

十九年，本會

十九年十二月

十年四月一日

任委員。 

十一年三月二

十二年一月，

冊Ⅱ非鐵金屬

十二年四月十

十六日舉辦第

十三年三月三

學論文獎，及

十四年四月七

十五年五月十

級複合材料與

十五年六月二

十五年九月一

龍潭遷至新竹

十六年五月二

美 國 麻 省 理

sorship），特

日舉辦 Morr

十六年六月十

十六年十二月

aterial abstr

十七年四月三

年（62.5.4.~

究室主任陳煜

北巿展出。年

                   
                   

四日，本會創

特配合台大志

志鴻館進口處

底，本會與美

二十四日經第

選金祖年先生

會與美國資料

月二十一日，

日經第十三屆

二十七日，本

本會編印之

屬材料，又獲

十日，本會頒

第三屆亞太地

三十一日舉辦

及傑出服務獎

七日，本會頒

十二日至二十

與結構研討會

二十二日，本

一日，本會會

竹。 

二十四日，本

理 工 學 院 設 置

特捐贈基金，並

ris Cohen 冶

十七日，本會經

月一日，美國

acts”及“W

三十日及五月

~77.5.4）特在

煜燿博士擔任

年會中頒發第

                   
                   

創始人陸志鴻先

志鴻機械館之興

處。 

美國商務部國家

第十一屆第一次

及陳衍隆先生

料影印服務中心

本會頒發第一

屆第二次理監事

本會頒發第二屆

材料手冊Ⅰ鋼

獲內政部頒發

頒發第三屆陸志

地區防蝕會議

第一屆複合材

。十二月十七

頒發第五屆陸志

三日，本會與

會，李海大學並

本會頒發第六屆

會務工作自中

本會頒發第七屆

置 “ 柯 漢 材 料

並邀請 Morr

金技術研討會

經內政部評選

ASM Mate

World Alumin

一日，本會為

在高雄市國立

Keynote S

第八屆陸志鴻先

           
                     

先生因積勞成

興建，聘請復

家資料中心（

次理監事會議

生分別為兩會

心（CCC）洽

一屆陸志鴻先

事會議決議

屆陸志鴻先生

鋼鐵材料，獲

30 年著作權

志鴻先生紀念

。十一月二十

材料研討會。

七日至十八日

志鴻先生紀念

與美國李海大

並致送本會紀

屆材料科學論

山科學研究院

屆陸志鴻先生

料 工 程 講 座

ris Cohen 教

會。 

選為全國社會

erials Inform

num abstrac

為慶祝成立二

立中山大學舉行

peaker。並舉

先生紀念獎章

 

                     

成疾不幸逝世

復興工商專科

（NTIS）簽訂

議決議，成立

會主任委員。

洽妥相互服務

先生紀念獎章

，成立學術委

生紀念獎章，

獲內政部頒發

執照。 

念獎章，材料

十五日至二十

四月十五日

日舉辦超合金

念獎章，材料

大學（Lehigh 

紀念牌一面。

論文獎及傑出

院轉移工業技

生紀念獎章，

” （ Morris

授來華參加本

會團體成績優良

mation 來函囑

cts”。 

二十週年（57

行七十七年年

舉辦材料科學

章。 

                     

世，享壽七十七

科學校美術科主

訂授權協議，

立獎章委員會及

。 

，及材料科學

委員會，並通過

材料科學論文

30 年著作權

料科學論文獎

八日舉辦第一

，本會頒發第

研討會。 

科學論文獎，

University）、

服務獎。 

技術研究院工業

材料科學論文

 Cohen M

本會七十六年

良單位，頒發

囑本會按期提

.9.15~ 77.9.

年會，邀請美

學研究成果巡

     

七歲。本會為

主任葉松森先

准其複印本會

及電子顯微鏡

學論文獎。 

過該會簡則

文獎，及傑出

權執照，同年九

，及傑出服務

一屆破壞科學

第四屆陸志鴻先

，及傑出服務

、中國力學會

業材料研究所

文獎，及傑出

aterials and

年年會，作主題

發台內社字第

提供“材料科學

15）及紀念陸

美國電話電報公

巡迥展，分別在

3 

為紀念陸先生

先生為陸先生

會刊物，供美

鏡委員會，並

，推選魏傳曾

出服務獎。 

九月本會編印

務獎。六月十

學研討會。 

先生紀念獎章

務獎。 

會共同主辦 19

所繼續推行，

出服務獎。本

d Engineeri

題演講，並於

502525 號獎

學”，以便收

陸志鴻先生逝

公司貝爾研究

在高雄市、台

生對

生塑

美國

並通

曾先

印之

十九

章，

986

會

本會

ing 

於五

獎狀

收錄

逝世

究所

台中



   

貳、中
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國材料科學

31. 民國七十

世界材料

32. 民國七十

科學工程

紀念獎章

33. 民國七十

成立，本

會章規定

際材料研

34. 民國七十

授（Pro

材料科學

法、遵照

本會會章

35. 民國七十

桃園中正

“材料科

36. 民國七十

37. 民國八十

舉辦第二

38. 民國八十

振民教授

39. 民國八十

and Ph

40. 民國八十

研討會

二期發展

41. 民國八十

發表論文

42. 民國八十

構材料研

Mayer

43. 民國八十

面，獎金

44. 民國八十

同步發行

學學會沿革

十七年九月二

料會議，本會

十八年四月二

程系主任弗萊

章，及材料科

十八年十一月

本會參加該會

定，本會與歐

研究學會聯合

十九年四月二

of. R. P. H. C

學論文獎。大

照內政部通知

章，經年會大

十九年七目二

正國際機場旅

科學”期刊水

十九年九月十

十年四月十日

二屆破壞科學

十年四月二十

授擔任 Keyn

十年十一月十

hysics”國際期

十一年二月十

，出席專家學

展政策之參考

十一年三月十

文 86 篇。 

十一年四月二

研究室主任杜

教授，蒞臨大

十一年六月三

金新台幣 25

十一年七月一

行。 

革 

二十四日至三

會應邀參加共

二十日至二十

萊明教授（Pr

科學論文獎。

月二十七日，

會為創始會員

歐美等國七大

合會（Interna

二十七日至二

Chang）擔任

大會中首次將

知，凡不合人

大會通過，並

二十一日及七

旅館，舉行學

水準，(3)另行

十七日，本會

日，本會第 22

學研討會。 

十六日至二十

ote Speaker

十九日，本會

期刊。 

十五日至十六

學者 105 人，

考。 

十三日至十四

二十四日至二

杜經寧博士擔

大會演講，會

三日，本會發

萬元。 

一日，本會編

十日，美國金

共同主辦，為九

二日，本會在

rof. M. C. Fle

 

國際材料研究

員。該會在籌備

大材料科學團體

ational Unio

十九日．本會

任 Keynote Sp

將本會會章作大

人民團體法規定

已呈報內政部

月二十二日

學術會議，會中

行創辦具有高學

會第 22 屆第 2

2 屆第 4 次理

八日，本會 8

r，會中頒發第

會與荷蘭 Elsev

六日，本會接受

專題報告 14

日，本會在新

十六日，本會

擔任 Keynote

會中頒發第十二

發行之“材料科

輯之“Mate

金屬學會（AS

九十二個 Co-

在台北巿大同

emings）擔任

究學會（Inte

備期間，本會

體同為該會創

on of Materi

會舉辦 79 年年

peaker，發表

大幅度之修正

定之組織與會

部公布施行。

，本會為提升

中作成三項重

學術水準之國

2 次理監事聯

理監事聯席會

80 年年會在台

第十一屆陸志

vier 出版公司

受教育部委託

4 篇，獲得重

新店楓橋渡假

會 81 年年會

e Speaker 並

二屆陸志鴻先

科學”季刊

erials Chemi

M）為慶祝其

-Sponsors 之

同工學院舉辦

任 Keynote S

ernational M

會理事長林垂

創始會員（Fo

als Research

年會，邀請美

表論文 326 篇

正，原會章施

會章．均應依

 

升學術水準，邀

重要決議：(l)

國際性期刊，

聯席會議通過成

議通過成立破

台南巿國立成

志鴻先生紀念

司簽約，合作

託，在淡水楓

重大結論 57 項

假村舉辦第二

會在台北巿國立

並邀請美國康

先生紀念獎章

，經教育部評

istry and Ph

其成立七十五週

之一，並參加

78 年年會，

Speaker。年

Materials Res

垂宙先生，參加

ounding Adh

h Societies-I

美國西北大學

篇，頒發第十

施行二十二年

依照人民團體法

邀請國內傑出

加強國際合作

並以 Rapid 

成立固體內耗

破壞科學委員

成功大學舉行

獎章，及材料

發行本會編輯

楓丹白露教育

項，呈報教育

屆破壞科學研

立台灣大學舉

康乃爾大學半

章、材料科學論

評選為八十一年

hysics”國際

週年，特在芝

加 MASE 展出

邀請美國麻省

年會中頒發第九

search Com

加該會籌備工

hering Body

IUMRS）。 

學材料研究中心

十屆陸志鴻先生

，因政府修正

法之規定加以

出教授與研究

作與兩岸學術

Communica

耗學術委員會

員會。並決定於

行，邀請美國羅

料科學論文獎

輯之“Mater

中心舉辦材料

育部作為釐訂材

研討會，與會

舉行，邀請美

半導體中心主任

論文獎、傑出

年度優良刊物

際期刊正式問世

芝加哥舉辦 19

。 

省理工學院材

九屆陸志鴻先

mmittee-IMR

工作。根據該

y）。後改名為

心主任張邦衡

生紀念獎章，

正公布人民團

以修正。修正

究學者 80 位，

術交流，(2)提

ation 為主。

。 

於八十一年三

羅徹斯特大學

獎。 

rials Chemis

料科技人才培

材料科技教育

會人士 292 人

美國 IBM 公司

任 James W

出服務獎。 

物，發給獎牌

世，向世界各

988

材料

先生

RC）

該會

為國

衡教

及

團體

正後

假

提升

 

三月

學李

try 

培育

育第

人，

司結

W．

牌一

各國



   

 
       
       
 
 

 

45. 民國八十

請總統府

46. 民國八十

所半導體

士蒞會演

47. 民國八十

48. 民國八十

49. 民國八十

並於十月

字第 10

50. 民國八十

召、師昌

51. 民國八十

52. 民國八十

53. 民國八十

學冶金教

並對襄贊

54. 民國八十

得獎金新

55. 民國八十

材料科技

議題。與

授與上海

人代表團

56. 民國八

Electro

研各界

Prof.J.W

同領域

高溫超導

出論文作

一特色

Founda

參與人士

 

 

                     
                     

十一年八月二

府資政李國鼎

十二年四月三

體研究室主任

演講。會中頒

十二年七月二

十二年八月二

十二年九月，

月二十五日創

0639 號登記證

十三年元月十

昌緒及鄒世昌

十三年元月，

十三年三月二

十三年四月二

教授 John J. 

贊 MCP 國際

十三年六月，

新台幣 150 萬

十三年十二月

技。討論高分

與會人數共 2

海硅酸鹽研究

團與會。 

十三年十二月

onic Material

。會中除邀請

W.Mayer 和馳

，包括：電子

導、顯示器、

作者。得獎人

是來自蘇聯獨

ation（ISF）

士對我國科技

                   
                   

二十六日，本

鼎先生題名為

三十日至五月

任卓以和博士

頒發第十三屆

二十三日，本

二十五日，本

，本會為加強

創刊，免費贈

證。 

十六日至二十

昌等 23 人來台

，本會接受教

二十五日至二

二十三日至二

Jonas 蒞會演

際期刊之團體致

，本會國際期

萬元。 

月十四日至十

分子複合結構

290 人，發表

究所郭景坤所

月十九日至二

ls。與會人士

請國科會主委

馳名 IC 產業界

子材料表面及介

、電子連接器

人為 Donald Y

獨立國協地區

爭取經費補助

技產業發展現

                   
                   

本會購置新竹巿

“志鴻館”

一日，本會在

、美國賓州大

陸志鴻先生紀

本會第 24 屆第

本會成立修編

強對會員及產業

贈送會員及材料

十四日，本會舉

台參與研討，

教育部委辦規劃

十六日，本會

十四日，本會

演講。會中頒發

致贈紀念獎。

刊“材料化學

八日五天，本

構陶瓷材料、高

表論文 130 篇

長作精闢之專

二十一日三天

共 650 人，其

委郭南宏先生

界之半導體專

介面結構、電

器、記錄媒體及

Y.C. Lie， Ch

區之十三位專

助，他們得以

現況及新竹科學

           
                     

巿大學路 81

。 

在新竹巿國立

大學教授 Rob

紀念獎章及材

第 2 次理監事

“材料手冊”

業界服務，擴

料界機關團體

舉辦兩岸鋼鐵

盛況空前。

劃大專院校材

會假溪頭舉行

會假高雄市國

發第十四屆陸

。 

學與物理”獲

本會主辦 IUM

高功能性金屬

篇，會中邀請美

專題演講。大

天，本會與 I

其中 250 人來

生蒞臨致辭外

專家張忠謀博士

電子陶瓷、感

及薄膜材料等

hengkuo Le

專家學者，由

以順利參與此次

學城之發展成

 

                     

巷 2-1 號建築

立交通大學舉辦

bert E. Newn

材料科學論文

事聯席會議首次

委員會，邀

擴大傳播材料

體。旋於十一

鐵工業暨金屬

材料基礎學程

行第三屆破壞

國立中山大學

陸志鴻先生紀

獲得國科會「

MRS-ICA ‘9

屬材料、材料

美國 Stephen

大陸中國材料研

IUMRS 合辦

來自世界 20 餘

，更邀請美國

士蒞臨大會演

測材料、化合

等。另特別設

e，C. Winni

由於主辦單位

次盛會。會後

成果均留下深

                     

築物 52 坪，

辦 82 年年會

nham 博士、

獎，並選舉第

次在本會志鴻

請黃振賢教授

料資訊，倡議發

一月十五日奉行

屬材料發展研討

教材暨電子材

科學研討會。

舉行 83 年年

念獎章，傑出

傑出期刊獎」

94（亞洲材料

料可靠度與破壞

n Tsai，日本

研究學會（C

辦 1994 Inte

餘個國家，40

國 Arizona S

演講。會中發表

合物半導體材

置 Graduate

e Chu 及 We

位主動而積極

後舉辦 Techni

刻印象。 

     

作為永久會所

會，邀請美國 A

北京清華大學

第 24 屆理監事

鴻館舉行。 

授擔任主編。

發行“材料會

行政院新聞局

討會，邀請大

材料教材。 

。 

年會，邀請加

出服務獎、材料

」，除獲頒獎牌

料會議）。會議

壞分析、新材

本鈴木弘茂、宗

C-MRS）還特

ernational C

00 人來自國

State Unive

表論文 380 篇

材料、超大型積

e Student A

ei-Der Chan

極向 Internat

ical Tour（新

5 

所正式簽約。

AT&T Bell 研

學教授李恆德

事。 

 

會訊”雙月刊

局核發局版台

大陸科學家周

拿大 McGill

料科學論文獎

牌一面外，並

議主題是：結

材料製程等五

宗宮重行三位

特別組成一個

Conference 

內產、官、學

ersity 著名教

篇，分為十個

積體電路材料

Award 以獎勵

ng。此次會議

tional Scien

新竹科技之旅

並

研究

德博

刊，

台誌

周光

大

獎，

並獲

結構

五個

位教

18

on 

學、

教授

個不

料、

勵傑

議另

nce 

），



   

貳、中
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國材料科學

57. 民國八十

教授 M

學生論文

58. 民國八十

新台幣

59. 民國八十

投縣鹿谷

教育、提

大議題進

60. 民國八十

61. 民國八十

舉行，參

62. 民國八十

金新台幣

63. 民國八十

學課程教

64. 民國八十

65. 民國八十

科學學者

傑出服務

66. 民國八十

理事長陳

67. 民國八十

68. 民國八十

陳力俊教

材料及產

69. 民國八十

續約五年

70. 民國八十

討會”

71. 民國八十

72. 民國八十

獎」，獲

73. 本會聘請

八十六年

74. 民國八十

學學會沿革

十四年四月二

asahiro Me

文獎，並選舉

十四年六月，

150 萬元。 

十四年十一月

谷鄉米堤大飯

提升研究水準

進行討論。會

十五年二月九

十五年三月二

參加研討會人

十五年六月，

幣 150 萬元

十五年九月，

教材也同時上

十五年十月三

十五年十月三

者山本良一教

務獎、材料科

十五年十二月

陳力俊教授應

十五年十二月

十五年十二月

教授擔任會議

產業科技之提

十六年二月一

年（1998~2

十六年四月二

。 

十六年五月五

十六年五月二

獲頒獎牌一面

請美國伊利諾

年七月一日，

十六年七月，

革 

二十一日至二

eshii 蒞會演講

舉第 25 屆理監

，本會國際期

月十三日至十

飯店舉辦“材

準及促進產業

會後並將結論

九日，本會會

二十七日至二

人員共三百餘

，本會國際期

。 

，本會全球資

上網。 

三日至四日兩

三日至五日三

教授擔任大會

科學論文獎及

月二日，美國

應邀出席，並

月十一日至十

月十六日至二

議主持人。此

提昇極具意義

一日，本會與

2003）。 

二十一日至二

五日至八日，

二十八日，本

，獎金新台幣

諾大學材料系

，正式生效。

，本會在教育

十二日兩天

講。會中頒發

監事。 

刊“材料化學

四日兩天，本

材料產業科技人

業研發、教育部

論報告書致送教

會務工作自竹東

二十八日，本會

餘人。 

刊“材料化學

資訊網路，在

兩天，本會舉辦

天，本會假新

會主題演講。會

學生論文獎

MRS 秋季會

就我國材料研

二日，本會執

十日，本會與

次會議共邀請

。 

荷蘭 Elsevie

二十四日，本會

本會執行工業

會出版之“材

幣 180 萬元。

張邦衡教授

 

部補助下，自

，本會假台中

發第十五屆陸志

學與物理”再

本會奉教育部

人才培育研討

部「材料科技

教育部及相關

東工業材料研

會主辦第四屆

學與物理”第

國立清華大學

辦“半導體製

新竹巿國立清

會中頒發第十

。 

會議期間，IU

研究與教育政

執行工業局委

與電子材料與

請海內外華人

er 出版公司合

會執行工業局

業局委託計畫

材料化學與物

。 

〈Prof.R.P.H.C

自八十六年度

中巿國立中興大

志鴻先生紀念

再度榮獲國科

部委託，邀請產

討會”。就研

技教育專案」

關部會、產業

研究所遷入新

屆破壞科學研

第三度榮獲國

學黃振昌教授

製程材料技術

清華大學舉行

十六屆陸志鴻

MRS 舉辦 

政策發表演講

委託計畫，舉

與元件協會共

人學者及大陸

合作發行之“

局委託計畫，

畫，舉辦“微

物理”(MCP)國

Chang〉擔任

度起，每年出

大學舉行 84

念獎章、傑出

會「傑出期刊

產官學研各界

研究所與大學人

檢討與建議

、學術、研究

竹巿大學路 8

研討，在南投縣

科會「傑出期

授策劃監督之下

研習會”，並

85 年年會，

鴻先生紀念獎

“材料研究與

。 

辦“半導體構

同主辦 1996

學者、產業界

“材料化學與物

舉辦“跨世紀

電子元件先端

國際期刊，第

任“材料化學

版兩本中文材

年年會，邀請

服務獎，材料

刊獎」，獲頒獎

界有關學者專

人才培育與產

、人才培育之

究單位參考。

81 巷 2-1 號

縣鹿谷鄉溪頭

期刊獎」，獲頒

下，正式推出

並奉工業局核

邀請日本東京

章、材料科技

與教育政策國際

構裝材料技術

6 IEDMS 會議

界專家 425 人

物理”（MC

紀半導體製程

端薄膜技術研

第四度榮獲國科

學與物理”在美

材料教科書。

請美國西北大

料科學論文獎

獎牌一面，獎

專家 77 人，在

產業發展、職

之策略與分工

 

本會志鴻館。

頭台大實驗林

頒獎牌一面，

出。網路輔助

核准補助經費

京大學著名材

技傑出貢獻獎

際論壇”，本

術研討會”。

議，本會理事

人參加，對電

CP）期刊，同

程構裝與材料

研討會”。 

科會「傑出期

美主編，自民

 

大學

獎及

獎金

在南

職技

工五

。 

林場

獎

助教

。 

材料

獎、

本會

事長

電子

同意

料研

期刊

民國



   

 
       
       
 
 

 

75. 民國八十

材料科學

傑出貢獻

76. 民國八十

會議，討

舉行。 

77. 民國八十

題為：（

子構裝失

78. 本會為

Federa

會負責人

當選為聯

79. 民國八十

80. 民國八十

獲頒獎牌

81. 民國八十

品題目

82. 民國八十

合金與半

83. 民國八十

出成就獎

84. 民國八十

85. 民國八十

選本會理

86. 本會聘請

月一日生

87. 民國八十

88. 民國八十

刊獎」，

89. 民國八十

料科技各

90. 民國八十

成功大學

91. 本會發行

粉末冶金

                     
                     

十六年十一月

學工程研究所

獻獎、傑出服

十七年二月十

討論 Worksh

十七年三月二

（1）危險性機

失效原因分析

促進國內與

tion of Mat

人，於民國八

聯合會第一任

十七年五月四

十七年六月，

牌一面，獎金

十七年六月，

，九月三十日

十七年九月一

半固態製程」

十七年十一月

獎。並首度與

十八年六月一

十八年六月十

理事長陳力俊

請德國 Stugg

生效。 

十八年七月六

十八年九月十

獲頒獎牌一

十八年十一月

各項傑出成就

十八年十二月

學洪敏雄教授

行之“材料科

金協會共同發

                   
                   

月二十一日至

所所長陳一葦

服務獎、材料

十七日，本會

hop 主題、目

二十七日至二

機械及設備製

析及可靠度成

與材料科技相

erials Societ

八十七年五月

任會長。 

四日至五月八

，本會出版之

金新台幣 200

，本會舉辦「

日前完成參賽

一日至二十三

、「液晶與高

月二十日至二

與粉末冶金協

一日至三日，

十四日至十八

俊教授為 IUM

gart 大學 W

六日至八日，

十六日，本會

面，獎金新台

月二十五日至

就槳，並選舉

月二十三日，本

授當選為第二

科學“季刊，發

發行“材料科

                   
                   

二十二日，本

葦教授擔任大會

料科學傑出論文

會理事長陳力俊

目標、形式、

二十八日兩天

製造廠品管及品

長。（4）石化

相關之專業學

ties and Ass

月十四日，假新

日，本會與清

之“材料化學與

0 萬元。 

大專院校材料

賽作品，寄達本

日，本會與清

分子光電材料

十一日，本會

會、鑄造學會

本會在清華大

日，IUMRS

MRS 第二副會

olfgang Gu

本會與工研院

會出版之“材料

台幣 180 萬元

二十七日，本

舉第二十七屆理

本會召開第二

十七屆理事長

發行至第 31

科學與工程”

           
                     

本會假台南市

會主題演講

文獎、學生論

俊教授應邀赴

主辦人及支援

，本會假溪頭

品保制度之落

化工業設備保

學、協會互動

sociation in 

新竹市迎曦大

清華大學材料

與物理”（M

料列車網頁設

本會，共有 2

清華大學化工

料技術」、「微

會假台北市大

會聯合舉辦學

大學舉辦尖端

在北京舉辦

會長。 

ust 教授擔任

院材料所、國

料化學與物理

元。 

本會假新竹縣

理監事。 

二十七屆第一

長。 

卷第 4 期後

，並聘請成功

 

                     

市國立成功大學

，會中頒發第

論文及 Poster

赴美國檀香山

援等事項，正

頭臺大實驗林

落實。（2）壓

保固技術資料

動合作，倡議

Taiwan），邀

大飯店舉行會

料系合辦「微

MCP）國際期

設計競賽」，七

20 項作品報名

工系合辦「材料

微機電系統材料

大同工學院舉行

學術論文發表

端記錄與顯示

國際先進材料

“材料化學與

國家高速電腦

理”（MCP）

縣竹東鎮工業技

一次理監事會議

，暫停發行。自

功大學黃文星

                     

學舉行 86 年

第十七屆陸志鴻

r 獎，並選舉

山出席美國與亞

正式會議將於

林場舉辦第五屆

壓力容器安全檢

庫之建立與應

議設置“材料

邀集國內十五

會議，正式成立

電子元件之先

期刊，第五度榮

七月三十一日

名參賽，經評

料科學月短期

料技術」、「超

行 87 年年會

會。 

元件薄膜技術

料會議，同時

與物理”歐洲

中心，合辦計

國際期刊，

技術研究院舉

議，選舉常務

自民國八十九

教授為總編輯

     

年年會，邀請美

鴻先生紀念獎

第 26 屆理監

亞太地區各國

於十一月二日至

屆破壞科學研

檢查暫用標準

應用。出席人

料科技聯合會

五個與材料相關

立。本會理事

先端薄膜技術

榮獲國科會「

前報名，提出

評定後發給獎狀

期訓練課程」活

超微結構材料

會，會中頒發材

術課程。 

時召開 IUMRS

主編，並自民

計算材料科學

第六次榮獲國

舉行 88 年年會

務理事、常務監

九年三月起，改

輯。 

7 

美國密契根大

獎章、材料科

監事。 

國材料合作規

至四日在檀香

研討會，研討

準研討。（3）

人士 300 餘人

會”（Chine

關之專業學、

事長陳力俊教

術課程」。 

「傑出期刊獎

出參賽組別及

狀、獎金。

活動，包括「

」等四項課程

材料科技各項

S 代表大會，

民國八十八年

學研討會。 

國科會「傑出

會，會中頒發

監事及理事長

改與陶業學會

大學

科技

規劃

香山

討主

電

人。 

ese 

協

教授

獎」，

及作

「鋁

程。 

項傑

推

年七

出期

發材

長，

會、



   

貳、中

 
 
 
 
 

8 
 

國材料科學

92. 民國八十

篇，並舉

等四場技

93. 民國八十

十日前完

94. 民國八十

獲頒獎牌

95. 民國八十

科技各項

96. 民國九十

97. 民國九十

98. 民國九十

頒獎牌一

99. 民國九十

章及各項

事名額修

100. 民國九十

餘人，發

101. 民國九十

102. 民國九十

獲國科會

103. 民國九十

頒發陸志

104. 民國九十

105. 民國九十

(2003~

106. 民國九十

教授接任

107. 民國九十

108. 民 國 九

(https:/

文全文

109. 民國九十

一面，獎

110. 民國九十

頒發陸志

學學會沿革

十九年三月二

舉辦鋼鐵工業

技術座談會。

十九年四月，

完成參賽作品

十九年九月，

牌一面，獎金

十九年十一月

項傑出成就獎

十年七月十一

十年八月二十

十年九月，本

一面，獎金新

十年十一月二

項傑出成就槳

修正為 27 位

十一年三月二

發表論文 64

十一年七月十

十一年九月，

會「傑出期刊

十一年十一月

志鴻先生紀念

十一年三月二

十二年六月一

~2008)。 

十二年六月一

任主編。 

十二年八月十

九 十 二 年 九

//cs.scienced

。 

十二年十月，

獎金新台幣 1

十二年十一月

志鴻先生紀念

革 

二十二日至二

業、設備檢測

。 

，本會舉辦第

品，寄達本會

，本會出版之

金新台幣 150

月二十四日至

獎。 

一日，本會獲

十八日，本會

本會出版之“

新台幣 150 萬

二十三日至二

槳，並舉辦奈

位，監事名額修

二十二日至二

篇，並舉行四

十七日，本會

本會出版之

刊獎」，獲頒獎

月二十二日至

念獎章及各項

二十六日至二

一日，本會與

一日，任職十

十九日，本會

九 月 ， Elsev

direct.com/a

，本會出版之

182 萬元。 

月二十一日至

念獎章及各項

十四日，本會

測與保固、破壞

二屆「大專院

會，共有 19 項

之“材料化學與

0 萬元。 

至二十五日，本

獲內政部評鑑為

會與國立成功大

材料化學與物

萬元。 

十四日，本會

奈米材料科技專

修正為 9 位。

十三日，本會

四場技術座談

會獲得內政部評

「材料化學與

獎牌一面，獎

二十三日，本

項傑出成就獎

十七日，本會

荷蘭 Elsevie

十一年之「材料

會獲內政部評鑑

vier 建 立 本

activate/ma

之「材料化學與

二十二日，本

項傑出成就獎

會假墾丁福華

壞科學與飛航

院校材料列車

項作品報名參

與物理”（M

本會假高雄縣

為全國性社團

大學材料科學

物理”（MCP

會假台中市中

專題研討會

。 

會假墾丁福華

談會。 

評鑑為全國性

與物理」(Ma

獎金新台幣 17

本會假台北市國

，並舉辦有機

會假墾丁福華

r 公司合作發

料化學與物理

鑑為全國性社

本 會 主 編 之

tchemphys/

與物理」國際

本會假台南市崑

，舉辦光電顯

華渡假飯店主

航安全、石化

車網頁設計競

賽，經評定後

MCP）國際期

縣大樹鄉義守

團工作甲等績

學及工程學系

P）國際期刊

中興大學舉行

，選舉第二十

華渡假飯店舉行

性社團工作甲

terials Chem

70 萬元。 

國立台灣大學

機光電二極體顯

華渡假飯店舉

發行之「材料化

理」主編陳力

社團工作甲等

之 「 材 料 化

/members)永

際期刊，第十

崑山科技大學

顯示器與奈米材

辦第六屆破壞

化及電廠設備不

賽」，提出參

後發給獎狀、

期刊，第七次榮

守大學舉行八十

優團體，頒發

共同舉辦新世

，第八次榮獲

90 年年會，

十八屆理監事

行第七屆破壞

等團體，頒發

mistry and P

學舉行 91 年年

顯示器技術、

行第八屆破壞

化學與物理」

力俊教授卸任

團體，頒發獎

化 學 與 物 理

永久會員可免

次榮獲國科會

學舉行 92 年年

材料訓練課程

壞科學研討會

不停爐檢查

參賽組別及作品

獎金。 

榮獲國科會「

十九年年會

發獎狀一幅。

世代電子構裝

獲國科會「傑

會中頒發陸志

。本會自第二

壞科學研討會

發獎狀一幅。

hysics)國際期

年會，會中發表

光通訊材料二

壞科學研討會

(MCP)期刊

，由成功大學

獎狀一幅。 

理 」 國 際 期

免費上網查閱

會「傑出期刊

年會，會中發表

程，並選舉第二

會，發表論文

、電子構裝失

品題目，六月

「傑出期刊獎

，會中頒發材

 

裝研討會。 

傑出期刊獎」，

志鴻先生紀念

二十八屆起，

，出席人士 2

 

期刊，第九次

表論文 708 篇

二項訓練課程

會。 

，同意續約五

學材料系林光

期 刊 專 屬 網

閱本期刊所有

刊獎」，獲頒獎

表論文 866 篇

二十九理監事

58

失效

月三

獎」，

材料

獲

念獎

理

200

次榮

篇，

程。 

五年

光隆

站

有論

獎牌

篇，

事。 



   

 
       
       
 
 

 

111. 民國九十

工業材料

112. 民國九

(http://

113. 自民國九

程」季刊

114. 本會會址

115. 民國九十

116. 民國九十

117. 民國九十

牌一面

118. 民國九十

昆院士於

119. 民國九

ICA200

120. 民國九十

會，目的

韓國、新

建立管理

121. 民國九十

122. 民國九十

日墨西哥

主持人

123. 民國九十

124. 民國九十

總計發表

演講，並

125. 民國九十

主辦新能

126. 民國九十

及大陸國

源、生醫

127. 民國九十

IUMRS

加強亞洲

 

                     
                     

十二年十二月

料研究所劉仲

十三年一月起

/authors.else

九十三年三月

刊，改聘請清

址已於 93 年

十三年六月 S

十三年七月二

十三年九月，

，獎金新台幣

十三年十一月

於大會中進行

十三年十一月

04)，發表論文

十四年五月二

的著重於強化

新加坡、中國

理機制，並考

十四年六月 S

十四年八月，

哥 Cancun 市

。 

十四年十月十

十四年十一月

表 974 篇，

並選舉第三十

十五年四月二

能源材料研討

十五年六月二

國內材料會議

醫、稀土發光

十五年九月十

會議，會中確

洲鄰近國家間

                   
                   

月十七日，本

仲明所長獲選

起，本會「材

evier.com/jo

月起，本會與

清華大學材料

年 4 月 19 日遷

SCI JCR(2003

二十八日，本

，本會出版之

幣 170 萬元。

月十七日至十

行專題演講，

月十六日至十

文 347 篇，並

二十六至二十

化亞洲 MRS 間

國大陸等各國

考慮於亞洲設

SCI JCR(2004

本會陳力俊常

市舉行之「世

十三日理監事

月二十五日至

會中頒發陸志

十屆理監事。

二十七日至二

討會。 

二十六日至三

議，並與國際

光材料方面都

十一日至十四

確定 ICA200

間的交流，台

                   
                   

本會召開第二十

選為本會第二十

材料化學與物

ournal/matc

與中華民國陶業

料系杜正恭教授

遷移至工業材

3)最新資料，

本會向新竹地方

之「材料化學與

 

八日，本會假

及頒發陸志鴻

十八日，本會

並邀請友達執

七日，劉理事

間之交流，維

MRS 理事長

立 UMRS-A

4)最新資料，「

常務理事與林

世界材料聯通網

聯席會議，決

二十六日，本

志鴻先生紀念

 

二十八日，彭裕

十日，由劉理

材料研究聯合

有密切的交流

日，參加在韓

8 於日本舉行

台灣有 27 篇論

           
                     

十九屆第一次

十九屆理事長

物理」國際期

chemphys)

業研究學會

授擔任總編輯

材料研究所 77

「材料化學與

方法院申請成

與物理」國際

假工業技術研

鴻先生紀念獎

會假工業技術

執行副總盧博彥

事長代表學會

維持 IUMRS 在

長及相關代表

A。 

「材料化學與

林光隆理事應邀

網」(Materia

決議設立梅爾

本會假台北縣

念獎章及各項傑

裕民監事率團

理事長率團參

合會(IUMRS)

流。 

韓國舉行的 IC

行，並決定 20

論文於會中發

 

                     

次理監事會議

長。 

期刊，電子投

、中華民國粉

輯。 

7 館 201 室。

與物理」 Imp

成為社團法人

際期刊，第十

研究院舉行 93

獎章及各項傑

術研究院舉行

彥博士於開幕

與亞洲其他國

在全球材料研

，會中決議各

物理」Impact

邀在國際材料

als World Ne

爾(Mayer)紀念

縣淡水鎮淡江大

傑出成就獎，

團出席於大陸

參加北京國際

代表交流，台

CA2006 會議

008 年以後將

表。 

                     

議，選舉常務理

投稿/審稿網路

粉末冶金協會共

 

pact Factor 由

。 

一次榮獲國科

3 年年會，發表

出成就獎。 

行國際材料聯

幕大會中進行

國家之材料研

研究與教育的

各國舉行 WM

t Factor 由九

料研究學會聯

etwork)研討

念講座，進行

大學舉行 94

同時邀請英

陸廣東中國材料

材料周(BIMW

台灣合計有七

議，陳力俊榮

將原先每 2 年

     

理事、常務監

路系統正式上

共同發行之

由 0.778 勁升

科會「傑出期

表論文 740 篇

聯合會亞洲材

行專題演講。 

研究學會(MRS

的領導地位。與

MC、ICAM、

九十一年 0.77

聯合會(IUMRS

討會發表演講與

行公開學術演講

年年會，含口

英、韓學者於大

料研究學會陳

W)，包含多項

七篇論文於會中

榮譽理事與洪健

年的活動縮短為

9 

監事及理事長

上線開放使用

「材料科學與

升為 1.183。

期刊獎」，獲頒

篇，並邀請吳

料會議(IUM

S)代表於北京

與會包括日本

ICEM 的時程

78 升至 1.113

S)於 8 月 22-

與擔任分組討

講及座談。

口頭及海報論

大會中進行專

陳立泉副理事

項國際材料會

中發表，其中

健龍秘書長出

為每年舉行，

長，

用。

與工

頒獎

吳茂

RS 

京開

本、

程，

3。 

-24

討論

論文

專題

事長

會議

中能

出席

以



   

貳、中

 
 
 
 
 

10 
 

國材料科學

128. 民國九十

表 1045

念講座

交流。 

129.民國九十

三天會期

130.學會接受

及學會之

131.民國九十

Materia

灣出席者

澳州代表

會議來促

132.民國九十

朱瑾理事

之推動有

133.為強化學

方向作具

134.民國九十

篇，會中

第二屆梅

一屆理監

135.九十七年

與會人數

安全提升

136.發行 15

授與工研

出刊，初

137.學會執行

士約三百

一些建議

138.民國九十

洪健龍秘

ICA 會議

至八月一

 

學學會沿革

十五年十一月

5 篇，會中頒

。五個論壇其

十六年四月十

期主題分別包

受工業局委託

之知名度與影

十六年十月四

als Summit 

者包括中央大

表。會後並由

促進各學會之

十六年十月十

事、洪健龍秘

有實質助益。

學會功能，秘

具體規劃。 

十六年十一月

中頒發陸志鴻

梅爾(Mayer)

監事，並於九

年三月二十八

數約 160 人

升有實質的助

5 年的“材料

研院成員組成

初期每兩個月

行太陽光電材

百多人，並於

議供決策單位

十七年七月二

秘書長代表本

議，並決議透

一日於雪梨舉

革 

月二十四至二

頒發陸志鴻先

其中之一是舉

十六日至十八

包括燃料電池

託執行太陽光

影響力。 

四至五日於葡

on Material

大學紀國鐘教

由 IUMRS 理事

之互動。 

十三至十五日

秘書長，至重

。 

秘書處之場址及

月十六日至十七

鴻先生紀念獎

紀念講座。五

九十六年十二

八至二十九日在

，發表論文 6

助益。 

會訊”今年改

成委員會，報

月發行一期。學

材料產業推廣進

於十月十五日

位參考。 

二十六日至二

本學會與會，

透過網路 e-vo

舉行，台灣學

十五日，本會

生獎章及各項

舉行兩岸華人前

日於中興大學

、鋰二次電池

電材料產業推

葡萄牙里斯本

s Research: 

教授、洪健龍秘

事長召集各國

由學會組團共

重慶參加第四屆

及成員常設化

七日，本會假

獎章及各項傑

五個論壇其中

月十日舉行理

在墾丁舉行第

0 篇及舉辦多

改以電子版發

報導國內學研產

學會網頁並全

進入第二年計

日舉辦太陽光電

十七日於澳洲

共 10 個會員

oting 相關議

者與會者包括

會於台南國立

項傑出成就獎

前膽材料技術

學舉行 2007 年

池以及太陽光

推廣計畫，由

本參加國際聯

Key to Mee

秘書長等三人

國材料學會代

共十三位成員

屆海內外青年

化議題於十月

假新竹交通大學

出成就獎，同

中之一是第三屆

理監事會改選

第九屆破壞科

多場技術座談

發行，由朱瑾教

產相關材料資

全面更新，提

計畫，於九十

電產業座談

洲雪梨市參加

員團體二十幾

議案及 Facets

括理監事林光

立成功大學舉行

獎，除大會專題

術論壇，為首

年全球華人能

光電。 

九十六年五月

合材料研究學

eting Energy

人，與會成員尚

表與會，目標

員，包括學界教

年材料科學技

理監事會議決

學舉行 96 年

同時邀請美、

屆海峽兩岸工

選理事長，理

科學研討會，由

談會，對推展材

教授擔任出版

資訊、國際研

供豐沛的資訊

七年五月十四

，產研代表出

加國際材料學會

幾位代表參加

復刊增加彼此

光隆、薛富盛

行 95 年年會

題演講外，並

首次於台灣與大

能源材料論壇

月開始執行，

學會(IUMRS

 Needs and 

尚包括歐洲、

標為透過其網

教授八位，團

技術研討會，對

決議同意，並

年年會，含口頭

日學者於大會

工程材料研討

事長一職由元

由破壞科學委

材料破壞科學

版委員會主委

研討會及科技發

訊，期許變為

四日舉行六主

出席三十人，期

會聯合會(IUM

。會中決議台

此之聯繫。IC

、楊哲人等，

會，含口頭及海

並舉行第一屆

大陸中國材料

壇，彭裕民監事

藉工作推展增

S)共同主辦之

 Climate Ch

美國、巴西

網頁補足各國會

團長為彭裕民監

對兩岸交流及

並往爭取工研院

頭及海報論文

會中進行專題

討會。年會中同

元智大學彭宗

委員會賴玄金主

學於學界、產業

委，並結合各大

發展及時訊息

為材料相關平台

主題專題報告與

期能促進技術

MRS)年度大

台灣將主辦 2

CEM 2008 於

，共發表近 5

海報論文總計

梅爾(Mayer

料研究學會學

事擔任著召集人

增加會員間互

之第一屆 Wo

hange 會議，

、大陸、日本

會議資料及視

監事，成員包

及國內合作計

院材化所支持

文總計發表 10

題演講，並舉

同時選舉第三

宗平校長接任

主任委員主持

業之應用和工

大學材料系所

息，六月間開

台交流的重鎮

與交流，出席

術的交流並歸

會及執行會議

011 年 IUM

於七月二十八

0 篇論文。

計發

)紀

學者

人，

互動

rld 

台

本、

視訊

包含

計畫

持之

076

舉行

三十

。 

持，

工業

所教

開始

鎮。 

席人

歸納

議，

MRS 

八日



   

 
       
       
 
 

 

139.民國九十

1241 篇

年來學界

岸的交流

140.適逢四十

瓷、光電

東和鋼鐵

大眾參觀

141.民國九十

下旬及十

142.民國九十

進行交流

由較常用

143.民國九十

理事洪健

144.民國九十

十月初開

運作推選

145.民國九十

氣溫暖化

源等，台

146.民國九十

約 1200

題演講及

兩岸新材

十多位大

147.民國九十

會主委薛

排一資深

148.民國九十

虎尾科技

149.民國九十

上海市金

者代表

150.民國九十

表論文數

                     
                     

十七年十一月

篇，大會除舉

界、業界及研

流。 

十週年年慶，

電、半導體、

鐵、聯電、華

觀，包括高中

十八年三月成

十月上旬開會

十八年六月七

流。台灣此方

用的英文材料

十八年六月二

健龍秘書長代

十八年九月成

開會，釐定未

選，確定產生

十八年十月十

化大潮流下，

台灣由彭理事

十八年十一月

0 篇，會中頒

及第四屆梅爾

材料發展趨勢

大陸學者與會

十九年二月四

薛富盛教授規

深教授引言，

十九年五月三

技大學舉行太

十九年六月二

金山區張偃工

14 位，大陸

十九年八月二

數計 88 篇，

                   
                   

月二十一日至二

行頒發各項傑

研究界成長的

特於北科大舉

、顯示器、太

華新科技、綠

中生及大學生

成立會員委員會

會集思廣益，

七日由大陸材料

方面是由國立

料名詞作一兩

二十九日至七月

代表與會，並

成立學術委員會

未來國際材料

生今年第一屆

十三日至十五

，探討各式能

事長共七位成

月二十六日至二

頒發陸志鴻獎

爾(Mayer)紀念

勢研討會，與

會交流。年會

四日於台北舉行

規劃主持，國科

，作心得報告

三十一日於台灣

太陽能薄膜材

二十三日至二十

工業區共同主

陸代表約 40 位

二十二日至二十

與印度並列

                   
                   

二十二日，本

傑出成就獎及

的軌跡。研討會

舉行材料科技

太陽能、奈米及

綠能科技、及相

，提高對材料

會，由薛富盛

並以擴大招收

料研究學會前

立編譯館分領域

兩岸中文對照表

月二日於新加

出席 IUMRS

會，由吳泰伯

料會議主題大綱

總共 19 位會

日，於大陸蘇

能源材料議題

員代表與會

二十七日，本

、各項傑出成

念講座。五個

與大陸中國材料

會中同時選舉第

行材料學門新

科會蔡明祺處

告，對年輕教授

灣科技大學舉

料研討會。學

十四日於上海

主辦。主題聚焦

位，兩天交流

十七日在韓國

為論文發表最

           
                     

本會假台北科

及知名學者進行

會分五個論壇

技博覽會，時

及國防等之應

相關研發單-工

料科技之應用

盛監事擔任主

收年輕學者及

前秘書長吳伯

域推動，材料

表編輯成冊。

加坡市參加國

S 團體會員會

伯常務理事擔

綱並規劃今年

會士及 10 位榮

蘇州舉行 IUM

，主題包括太

，應邀人士專

本會假花蓮東

成就獎及會士

個材料論壇邀請

料研究學會共

第三十二屆理

新進教授座談

處長與彭理事

授是一很好學

舉行 Bulk Me

學會參與協辦

海舉行「2010

焦於能源材料

建立兩岸材料

國首爾舉行 IU

最多的國外學

 

                     

科技大學舉行

行專題演講外

壇舉行，並舉

間為十一月二

應用。並邀請

工業技術研究

用及對材料科

任委員，網羅

及學生為永久

伯群一行 7 人訪

料領域由栗愛

 

國際材料學會聯

議。 

任主任委員，

年首屆學會會

榮譽會士。

MRS 第二屆世

太陽光電、核

專家約 150 位

東華大學舉行

當選證書，同

請海外專家 7

共同舉辦，連

理監事。 

談，約有近 50

事長應邀出席

學習之機會。

etallic Glass

辦並贊助部分

0 兩岸新材料

料及光電材料

料學會及產業

UMRS ICEM 

學會。IUMRS

                     

97 年年會，

外，並發行四

舉辦第六屆兩岸

二十一日至二

請各產業數一數

究院及中山科

學的認識。 

羅重點材料系

會員為首要目

訪台，針對兩

愛綱常務理事組

聯合會 IUMR

，另外聘請十

會士的推薦初選

世界材料高峰

核能、燃料電池

位參加。 

98 年年會，

同時邀請美、

7 位報告為大

同福建省科技

0 位教授參加

，從研究/產學

s 國際研討會

經費。 

料產業合作研討

料產業，由劉仲

業界合作之良好

2010，彭理

大會中彭理

     

含口頭及海報

四十週年特刊文

岸複合材料研

二十三日，主題

數二之龍頭大

科學院一同展出

系所主管擔任委

目標。  

兩岸材料科技名

組成小組負責

RS ICA 會議

十六位資深學研

選工作。之後

峰會議，在節能

池、二次環保

含口頭及海報

日學者於大會

大會增色不少

技廳/廈門大學

加，由學門召集

學/國際合作等

會。民國九十九

討會」，由雙方

仲明榮譽理事

好基礎。 

理事長應邀出席

理事長報告今年

11 

報論文總計發

文集，彙總近

研討會，促進

題包括鋼鐵、

大廠參與，包

出，開放給社

委員分別於三

名詞編譯的問

責。初步構想

，由程海東常

研人士為委員

後由遴選委員

能減碳降低全

保電池、生質

報論文總計發

會中進行兩場

，另外同時舉

學代表等總共

集人兼會員委

等不同角度各

九年十月八日

方之材料學會

事率團，台灣

席，台灣學者

年臺灣舉行的

發表

近十

進兩

陶

包括

社會

三月

問題

想先

常務

員。

員會

全球

質能

發表

場專

舉行

共五

委員

各安

日於

會及

灣業

者發

的年



   

貳、中

 
 
 
 
 

12 
 

國材料科學

會將與國

151.民國九十

101 位

商超過

152.2010 IU

100 篇論

同召集人

153.民國九十

1184 篇

材料論壇

外同時舉

154.民國一百

的主辦權

共發表

155.民國一百

推薦元智

156.民國一百

2.353。

157.民國一百

洲材料會

ICA 會議

外，分二

158.民國一零

兩岸材料

專題論壇

159.民國一零

對年輕學

員。 

160.民國一零

灣由金重

161.民國一零

篇論文

論文，是

年輕學者

162.民國一零

發表 10

學學會沿革

國際會議接軌

十九年九月二

，合計約 240

60 家，參加

UMRS ICA 國

論文發表，出

人，並有二十

十九年十一月

篇。會中頒發

壇中的電子構

舉行第五屆兩

百年五月八日

權。 隨後出

72 篇論文。

百年六月三日

智大學謝建德

百年六月 SCI

 

百年九月十九

會議(IUMRS

議中，共規劃

二十五個會場

零一年四月六

料科技交流暖

壇及十二月十

零一年七月一

學者召開大型

零一年八月二

重勳理事長領

零一年九月二

。台灣代表近

是除日本外最

者間學術交流

零一年十一月

025 篇。會中

革 

軌；明年 ICA

二十四日至二十

0 位參加。會

加會議人數及大

國際材料會議九

出席人員約 90

十餘人擔任邀

月十九日至二

陸志鴻獎等多

構裝及同步輻

兩岸工程材料

日洪健龍秘書長

席五月九日至

 

日出席中國工程

德教授所撰寫

I JCR(2010)

九日至九月二十

-ICA 2011) 

劃六大主題，來

場同時舉行，

六日，金重勳理

暖身。具體內

十四至十六日

一日至七月六

型學術會議約

二十日至八月二

領隊並應邀擔

二十二日至九月

近五十位由彭

最多與會的國

流為會務訴求

月二十三日至十

中頒發各項材料

會議之規劃及

十五日於墾丁

會中進行三場技

大陸組團出席

九月二十五日

0 人，大會中

邀請演講，為歷

十日，本會假

多項傑出獎及

射應用係與 I

料研討會。 

長代表出席於

至十二日的 IC

程師學會於台

之論文亦勇得

最新資料，材

十二日，本會

。年會中安

來至日本大陸

總共發表論文

理事長率團於

內容包括八月十

於廈門大學舉

日於新加坡舉

約一千人參加

二十四日於韓

任大會演講

月二十八日於

彭宗平、王錫福

家。IUMRS

的重點。 

十一月二十四

料獎項及會士

及 MCP 影響

丁舉行 2010

技術座談會及

席人員皆屬空

日至二十八日

中陳力俊院士應

歷年來大陸舉

假高雄義守大

及會士當選證書

IUMRS 共同

於法國尼斯舉

CAM 2011 暨

台北市舉行之

得工程論文獎

材料化學與物

會假台北世貿南

排兩個專題演

陸韓國等二十

文 1367 篇。

於廈門大學為

十四日至八月

舉行的兩岸先

舉行尖端材料

，金重勳理事

韓國釜山市舉

。 

於日本橫濱市

福、朱瑾理事

代表會議中

四日於雲林虎

士當選證書，

響力指數突破

年海峽兩岸

及發表論文 1

前。 

於大陸青島舉

應邀專題演講

舉行材料會議

大學舉行 201

書，同時邀請

主辦為國際研

舉行之 IUMRS

暨 EMRS Sp

之創會百年慶祝

獎。 

物理(MCP)期刊

南港展覽中心

演講並頒發會

十四國家共 12

. 

新成立海峽兩

月十七日於廈

先進功能材料

料年輕學者國際

事長親自與會

舉行亞洲材料會

市舉行 IUMRS

事、洪健龍秘

，藉 Global 

虎尾科技大學舉

同時邀請三位

2.0 等事項。

材料破壞/斷

15 篇，參與

舉行，由彭理

講。其中有 5

台灣代表出席

10 年年會，含

請三位學者於

研討會，邀請

S 年會，會中

ring Meetin

祝大會。本會

刊 Impact Fa

心舉行百年材

會士當選證書

00 代表與會

兩岸材料科技

廈門市鼓浪嶼舉

博士生論壇。

際會議(ICYRA

會，並推派嚴大

會議，會場共

S 電子材料國

秘書長代表，十

Networking

舉行 2012 年

位學者擔任大

 

斷裂學術會議

與主協辦之海峽

理事長擔任團長

個研討會由學

席最踴躍的ㄧ

含口頭及海報

於大會中進行專

請海外專家 7 人

中 MRS-T 爭取

ng， 台灣代

會除撰文於特刊

actor 由前一

材料年會暨國際

及各項傑出材

會，除進行六個

技研發中心共

舉行海峽兩岸

。 

AM) ， 是

大任、王冠文

共發表一千四百

國際會議，共發

十位應邀演講

g 及舉辦 ICY

年年會，含口頭

大會演講。大會

。大陸參與人

峽兩岸單位及

長，台灣共有

學會成員擔任

ㄧ次。 

報論文總計發

專題演講。五

人進行報告，

取到 ICEM 20

表 48 位與會

刊中慶賀，學

一年 2.015 升

際材料聯合會

材料成就獎項

個大會專題演

同揭牌，為加

岸先進能源材

IUMRS 首次

文教授為主要

百多篇論文。

發表近一千八

講，發表六十

YRAM 會議加

頭及壁報論文

會除規劃十一

人員

及廠

有約

任共

發表

五個

另

014

會，

學會

升為

會亞

項。

演講

加強

材料

次針

要成

。台

八百

十篇

加強

文共

一大



   

 
       
       
 
 

 

項材料主

告，年會

併舉行

163.民國一零

由金理事

164.民國一零

篇論文

代表會議

165.民國一零

篇。會中

共 858

                     
                     

主題、共 93

會另一特色是

，大陸會與會

零二年二月二

事長與杜正恭

零二年九月二

。台灣代表近

議中，如何藉

零二年十月十

中頒發各項材

篇文章進行壁

                   
                   

5 篇文章進行

是規劃教育論

會學者 28 位

二十二日於清華

恭學門召集人

二十二日至九月

五十位參加，

藉舉辦 IUMR

十八日至十月十

材料獎項及會士

壁報論文交流

                   
                   

行壁報論文交

論壇，由不同面

，兩岸專家者

華大學舉行第

人共同主持，約

月二十六日於

由金重勳理事

S 相關會議加

十九日於桃園

士當選證書，

流，此外規劃專

           
                     

交流，一般專業

面向邀請相關

者共發表 46 篇

第三屆新進同

約 60 位新進

於大陸青島市

事長、簡朝和

加強研究交流

園中壢中央大

，同時邀請三

專業材料論壇

 

                     

業材料論壇八

關專家做一報

篇論文。 

同仁培育與講習

教授參加。

市舉行 IUMRS

理事、楊哲人

為會議討論的

大學舉行 2013

位學者擔任大

壇五大主題，邀

                     

八大主題，規

報告。海峽兩岸

習會，與國科

S 先進材料國

人監事等代表，

的重點。 

3 年年會，含

大會演講。大

邀請國內外專

     

規劃專家提供深

岸工程材料研

科會工程處材料

國際會議，共發

，發表近六十

含口頭及壁報論

大會規劃十一大

專家提供深入研

13 

深入研究心得

研討會也在此

料學門共同主

發表近一千八

篇論文。IUM

論文共發表 9

大項材料主題

研究心得報告

得報

此一

主辦，

八百

RS

902

題、

告。 



   

參、中

一
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中國材料科

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、年會活動
（一）年會

1. 日
2. 地
3. 應
4. 活

 
 
 
 
 

參
中國材
102 年
<101 年

科學學會 10

： 
會及會員大會
日期：102 年
地點：國立中
應出席人數：
活動內容： 
（1）專題研討
（2）論文發表
（3）舉辦壁報
（4）論壇 

1.儲能
2.高值
3.功能
4.奈米
5.生醫

（5）配合舉辦
（6）頒獎/授

‧頒發陸
‧頒發材
‧頒發傑
‧頒發材
‧第五屆

（7）通過下列
‧秘書長
‧本會 1
‧向考試

（8）廠商儀器
（9）年會宴

參 
材料科
年度會

年 11 月~

2 年度會務

會： 
年 10 月 18 日
中央大學 

1532 人。 

討會。 
表：共發表論
報論文競賽。

材料論壇。 
化金屬材料論
陶瓷與應用論
聚焦 X 光繞射
材料及應用論
辦國科會計畫

授證： 
陸志鴻先生紀
材料科技貢獻
傑出服務獎，
材料科學論文
屆會士：王錫

列議案： 
長會務工作報
101 年度收支

試院爭取國家
器展示與學研
。 

科學學
會務工

102 年 9

務工作報告書

日（星期五）至

論文 902 篇，
。 

論壇。 
論壇。 
射在材料科學
論壇(國際)。
畫主持人座談

念獎章，得獎
獎，得獎人
得獎人：謝淑
獎（MCP 國
欽、張  翼、

告案。 
支決算案及 10

考試中增設
研成果發表。

學會 
工作報

9 月>會務

書

至 10 月 19 日

出版論文隨

學之應用論壇

談會。 

獎人：黃肇瑞
：謝詠芬總經
淑惠主任。

國際期刊），得
、陳興時。

02 年度收支預
「材料工程技

 

告書
務工作

日（星期六）

身碟。 

。 

瑞教授。 
經理。 

得獎人：王瑞琪

預算案。 
技師」案。 

。 

琪、 林欣穎。 



二

   

 
       
       
 
 

 

二、理監事活
 

（一）102
1.秘

兩
2.學
3.1
4.1
5.I
6.本
7.本
8.本
9.本

10.本
11.每
12.1
13.M
14.成
15.本

辦
16.材

之

（二）102
1.秘
2.學
3.1
4.I
5.本
6.本
7.本
8.M

送
9.1

10.陸
11.

與
礦
媒

12.

（三）102
1.秘
2.學
3.1
4.I

                     
                     

動： 

2 年 02 月 27
秘書長會務綜
兩岸先進功能
學會基金投資
101 年材料年
102年材料年
IUMRS-ICEM
本會學術委員
本會會員委員
本會出版委員
本會破壞科學
本會因會務需
每年年會由本
101 年材料年
MCP合約內容
成立司選委員
本會材料科技
辦法。 
材料學會凝聚
之功能，委交
 

2 年 06 月 20
秘書長會務綜
學會基金投資
102年材料年
IUMRS-ICEM
本會學術委員
本會出版委員
本會破壞科學
MCP 合約內容
送期刊紙本 3
104 年材料年
陸志鴻先生紀
「材料高峰會
與之配合，這
礦冶學會以及
媒體）反映重
「材料分析」
 

2 年 09 月 09
秘書長會務綜
學會基金投資
102年材料年
IUMRS-ICEM
會議宣傳資料

                   
                   

7 日召開第 33
綜合報告。 
能材料博士生
資現況報告。
年會成果報告
年會籌備報告
M 2014 國際研
員會工作報告
員會工作報告
員會工作報告
學委員會工作
需要聘請蘇常務
本會主辦，取
年會論壇費用檢
容修正案，授
員會及推薦第三
技傑出成就奬實

聚共識，規劃材
交本會學術委

0 日召開第 33
綜合報告。 
資現況報告。

年會籌備報告
M 2014 國際研
員會工作報告
員會工作報告
學委員會工作
容修正案，El
0 本，開放給

年會由中山大
紀念獎/材料各
會」規劃事宜
這些規劃有共
及其他材料相
重要議題、爭

教科書重新撰

9 日召開第 33
綜合報告。 
資現況報告。

年會籌備報告
M 2014 國際研
料已製作完成

                   
                   

3 第 5 次理監

學術論壇，本

。 
。 
研討會及 10
。 
。 
。 
報告。 
務理事宗粲為

取得承辦權的
檢討。 

授權林常務理事
三十四屆理監
實施辦法修正

材料領域之未
員會研議辦理

3 第 6 次理監

。 
研討會及 10
。 
。 
報告。 
lsevier 同意每

給本學會 900
學材光系承辦

各獎項候選人提
，以產業需求
識之後，才談
關學/協會、各
取經費、引領
撰寫出版事宜

3 第 7 次理監

。 
研討會及 10

成，請理監事/

           
                     參

監事聯席會議

本會補助 25 位

3 年材料年會

為第三十三屆
的學校以承辦

事光隆修改合
監事候選人。
正，設置陸志

未來，並配合
理。 

監事聯席會議

3 年材料年會

每年印製費 U
0 個電子閱覽
辦。 
提名作業。

求的材料技術
談政策面議題
各相關工會等

領決策方向。
宜。 

監事聯席會議

3 年材料年會
/各系所老師

                     參、中國材料

，重要活動有

位博士生交通

會籌備報告。

屆副理事長。
辦方式辦理，

合約內容。 
 

志鴻先生紀念獎

政府政策，舉

，重要活動有

會籌備報告。

US$34,440 元
權限。 

術規劃為主、材
題以與之相互
等參與共襄盛

 

，重要活動有

會籌備報告。
出國參加會議

                     料科學學會

有： 

通費共 100,00

 

其他參與的

獎實施辦法及

舉辦「材料高

有： 

 

元降為 US$24

材料教育規劃
呼應。將邀請

盛舉，適時向政

有： 

 
議時廣為宣傳

     會 102 年度

00 元。 

的單位為協辦

及材料各獎項

高峰會」，發揮

4,440 元，每

劃與材料研究
請陶瓷協會、
政府相關部門

傳。 
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。 

項實施

揮群力

每期寄

究規劃
中國

門（含

報告書



   

參、中

三
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中國材料科

5.本

6.本
7.本
8.本
9.確

名
10.產
11.本
12.向

三、各委員會
（一）年會

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1

（二）出版
1.1
2.1
3.1
4.出

 
（三）國

1.定
2.S
 

（四）破
10
＊
＊
＊

 
 

科學學會 10

本會學術委員
確認 102 年材
本會會員委員
本會出版委員
本會破壞科學
確認第五屆（
名單。 
產業需求之材
本會組團參加
向考試院爭取

  
活動： 

會籌備委員會
102 年 01 月
102 年 02 月
102 年 03 月
102 年 04 月
102 年 05 月
102 年 06 月
102 年 07 月
102 年 08 月
102 年 10 月

 
版委員會： 
102 年 01 月
102 年 04 月
102 年 09 月
出版 Newsle

國際期刊編輯委
定期出版材料
SCI JCR(2012

破壞科會委員會
02 年 6 月 1 日
破壞科學委員
2014 年海峽
破壞科學委員

活 動 日
101.1
102.0
102.0
102.0
102.0

2 年度會務

員會工作報告
材料科學（M

員會工作報告
員會工作報告
學委員會工作
（102 年）會

材料科技規劃會
加 IUMRS ICA
取國家考試中增

會： 
22 日召開第
19 日召開第
12 日召開第
16 日召開第
14 日召開第
18 日召開第
16 日召開第
20 日召開第
01 日召開第

11 日召開第
25 日召開第
27 日召開第

etter： 

委員會： 
料化學與物理

2)最新資料，

會： 
日 召開破壞科
員會近況報告

峽兩岸材料破壞
員會三十周年

日 期 
12 
02 
04 
06 
08 

務工作報告書

。 
MCP 期刊）論

。 
。 
報告。 
士、102 年陸

會議後續規劃
A 2013（印度
增設「材料工

第一次籌備委員
第二次籌備委員
第三次籌備委員
第四次籌備委員
第五次籌備委員
第六次籌備委員
第七次籌備委員
第八次籌備委員
第九次籌備委員

第三十三屆第五
第三十三屆第六
第三十三屆第七

（Materials 
本刊 Impac

科學委員會第
告。 

壞與材料試驗
年座談會規劃

第廿八期
第廿九期
第三十期
第卅一期
第卅二期

書

論文獎得獎名

陸志鴻先生紀

劃事宜。 
度）規劃事宜
工程技師」，1

員會議，規劃
員會議。 
員會議。 
員會議。 
員會議。 
員會議。 
員會議。 
員會議。 
員會議。 

五次出版委員
六次出版委員
七次出版委員

Chemistry a
ct Factor 為

第廿一次會議

驗學術會議研
。 

活  動 
期 e-Newslet
期 e-Newslet
期 e-Newslet
期 e-Newslet
期 e-Newslet

名單。 

紀念獎、材料科

宜。 
102 年年會大

劃 102 年年會

員會議。 
員會議。 
員會議。 

and Physics
2.072。 

議。 

討會籌備事宜

tter 出版 
tter 出版 
tter 出版 
tter 出版 
tter 出版 

科技貢獻獎及

大會中列案討論

會相關細節。 

 
 

 
 
 
 
 

）。 

宜。 

及傑出服務獎

論。 

 

獎得獎



   

 
       
       
 
 

 

（五）學
1.1

＊
＊
＊
＊

2.1
＊
 
＊

＊
＊

3.1
＊
＊

＊

＊
 
＊
 

（六）會
1.1

＊
＊

 
（七）會

1.1
＊

 
（八）獎

1.1
＊

 
 
 

                     
                     

學術委員會：
102 年 02 月
＊102 年材料
＊參與 IUMR
＊IUMRS ICE
＊IUMRS ICE

 
102 年 06 月
＊IUMRS ICE

 南港展覽館
＊IUMRS ICE

NO. 
AP-1 
BP-1 
CP-1 
DP-2 
EP-2 
DP-1 

＊IUMRS ICE
＊「材料高峰

 
102 年 08 月
＊檢討去年與
＊102 年學會

 作業流程：
＊102 年材料

nanopartic
＊102 年年會

 杜正恭教授
＊參與 IUMR

會員委員會：
102 年 02 月
＊國科會李清
＊出席人數 5

會士遴選委員
102 年 09 月
＊評定第五屆

獎章委員會：
102 年 09 月
＊評定 102 年

送請理監事

                   
                   

： 
21 日召開第

料年會論壇主題
RS ICAM 201
EM 2014 論文
EM 2014 Ple

06 日召開第
EM 2014 籌備

館。 
EM 2014 Ple

Prof. Z
C. P. W
韓國(待
歐洲(待
Fu-Ro
Vladim

EM 2014 各個
峰會」規劃事

01 日召開第
與今年兩屆兩
會會士候選人提
：學術委員通
料科學論文獎
cle sheets。 

會投稿截至 7
授發函通知學
RS-ICA 2014

： 
22 日舉辦新

清庭處長及多位
51 人，28 個

員會： 
04 日召開第

屆會士，送請理

： 
04 日召開第

年度「陸志鴻
事會議核定。

                   
                   

第三十三屆第
題、大會演講

13 規劃事宜
文組規劃進度

enary Speake

第三十三屆第五
備現況報告：

enary Speake

Zempachi Og
Wong(汪正平
待)  
待) Heli Jantu
ong Chen(陳
mir M. Shala
個 Symposiu
宜。 

第三十三屆第六
岸材料高峰會
提名作業。

通訊投票，徵求
獎（MCP 期

月 31 日止共
門教授踴躍投
 規劃事宜。

新進同仁培育與
位人員蒞臨指
相關系所老師

第五屆第一次會
理監事會議核

第三十三屆第二
鴻先生紀念獎」

           
                     參

四次學術委員
講者及論壇召

度報告。 
ers 規劃事宜

五次學術委員
：已完成初步

ers 暫定人選
NAME 

gumi (小久見
平)  

unen  
福榮)  
ev  

um 之 Keyn

六次學術委員
會議之進行方

求會士候選人
期刊）評選結

共 842 篇，投
投稿，截稿日

 

與座談會。
指導。 
師報名參與。

會士遴選委員
核定。 

二次獎章委員
」、「材料科技

                     參、中國材料

員會議。 
召集人規劃。

宜。 

員會議。 
步分工、網站及

選： 

見善八)  

ote Speaker

員會議。 
方式與其後續影

人同意，會士
結果報告，得

投稿篇數大幅減
日期延至 8 月

 

員會議。 

員會議。 
技貢獻獎」及

                     料科學學會

及宣傳卡片；

rs 規劃事宜。

影響力。 

候選人名單產
得獎論文為 C

減少，請材料
15 日。 

「傑出服務獎

     會 102 年度

；研討會場地

。 

產生。 
Cu doped 

料學門召集人

獎」得獎人，
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為 

ZnO 

 

 

報告書



   

參、中

四
 

五
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中國材料科

四、會員概況

（一）團體
1.永
2.一

（二）個人
1.永
2.一
3.學

（三）合計

五、財務概況

（一）101
（二）102
（三）102
（四）102
（五）102

 

科學學會 10

： 

體會員： 
永久團體會員
一般團體會員

人會員： 
永久會員：7
一般會員：1
學生會員：64

計：1532 
 
： 

1 年度收支決
2 年度收支預
2 年度資產負
2 年度收支餘
2 年度財產目

2 年度會務

員：14 
員：7 

00 
67 
44 

算表（如附件
算表（如附件
債表（如附件
絀表（如附件
錄表（如附件

務工作報告書

件一）。 
件二） 
件三）。 
件四）。 
件五）。 

書



   

 
       
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    黃肇瑞教
(U.S.A.) 材料
西根州的 Ch
研究工作。 
    黃肇瑞教
及分析檢測
及氧化物、氮
會議論文逾
20 次以上，
    黃肇瑞教
國立成功大學
中華民國陶業
師學會傑出工
之肯定。此外
陶瓷材料及永
術會議。黃教
Coatings Te
期刊的編輯委
學院院士之榮
在產業貢獻方
部地區產學合
立起我國所需
勢產業及相關

 

肆
陸志鴻

得獎人

                     
                     

教授 1976 年
料科學及工程
hampion Sp

教授專長於功
，及功能性鍍
氮化物等功能
140 篇以上
近年舉辦大型

教授歷任成功
學講座教授，
業研究學會陶
工程教授獎、
外黃教授在國
永續能源國際
教授同時擔任
echnology, J
委員，並獲頒
榮銜，其中國
方面，曾獲得
合作。黃教授
需奈米技術平
關基礎學術研

肆 
鴻先生

人事蹟

                   
                   

年自國立清華大
程學系攻讀，1
park Plug Co

功能及結構陶
鍍膜科技等領
能性陶瓷鍍膜
，國內外專書
型國際會議 7

功大學材料系
及國立高雄

陶業獎章、中
成功大學李

國際陶瓷材料
際研討會」每
任 Materials 

ournal of A
頒美國陶瓷學會

際陶瓷學院院
得教育部第一
授目前為國科
平台，並推動
研究，對於國

生紀念

蹟 

                   
                   

大學材料系畢
1983 年取得
o. 從事陶瓷相

瓷和其複合材
域，其研究領
材料。黃教授

書章節 10 冊及
7 場。指導碩
主任、工學院
大學校長。在
國材料科學學
國鼎科技講座
之研究領域具
兩年在台灣舉
Chemistry a
pplied Cera
會會士、美國

院士更是台灣
屆產業優良論
會奈米國家型
促進奈米技術
家社會的學術

念獎 

國

           
                     

 

畢業，並於 19
得博士學位後六

相關的應用研

材料的製程、
領域包含三大
授於從事研究
及專利 15 項

碩、博士學生
院副院長、研
在研究成果上
學會第一屆會
座、工學院研
具有很高的學
舉辦一次，多
and Physics

amics Techno
國陶瓷學會 G

灣獲頒此項國際
論文獎項，擔
型科技計畫辦
術產業應用及
術、產業、教

國立成功大

                     

978 年前往 U
六年間，分別

研究， 1989

性質和機制
大部分，分別
究過程中，發表
項以上，於國

120 餘位，並
研發長、國際
上甚為傑出，
會士及傑出論
研究特優教授及
學術知名度，
多年來已成為
s (MCP), Ce
ology (ACT)

Globe Star Aw
際陶瓷材料研

擔任南部科學
辦公室之共同
及落實。黃教
教育方面具有其

大學材料科

                     肆、陸志

University o
別於美國猶他

年返國，至成

的開發研究
為陶瓷基底複
表國際期刊論
內外學術會議
並多次指導學
處長、微奈米
曾三度獲得國
文獎，候金堆
及論文引用率
和臺大段維新
國際上極知名
ramics Inte
與 Thin Soli

ward、亞太材
研究領域最高

園區產學協會
主持人，在奈
授以創新與整
其相當正面的

得獎人

國
科學及工程

     志鴻先生紀

of Utah, Sal
州 Ceramat

成功大學材料

，奈米及微米
複合材料、奈
論文 260 篇以
議作大會演講
學生獲得國內
米中心主任等
國科會頒發傑
堆傑出研究獎
率( H 值)特優
新教授共同創
名的陶瓷材料
rnational, S
d Films 等知

材料學院院士
高榮譽獎項的首

會秘書長任內
奈米技術產業
整合的思維，
的影響及重大

人：黃肇瑞

國立高雄大
程學系 講

19 

紀念獎得獎人

t Lake City 
tec Inc.和密

料系從事教學

米結構的製作
奈米材料研究
以上，國內外
講或邀請演講

外獎項。 
等職務，現為
傑出研究獎、
獎、中國工程
優教授等獎項
創辦之「前瞻
料專業領域學
Surface and 
知名國際學術
士及國際陶瓷
首位獲獎者。

內積極推動南
業化方面，建

結合我國優
大貢獻。 

瑞 教授

大學校長
講座教授

人事蹟



   

伍、
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材料科技貢

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

謝詠芬
注於半導體
analysis、A
research。

謝博士
GaSb/InSb
究，同時並
時國內最新
主管的肯定

根據以
限公司 IC
材料學會傑
公司品質經
累積了紮實

有鑑於
擔龐大的設
此謝博士依
下，在民國
技術水準提
客戶的服務
Flat Panel 

民國 9
技 Fast 50
工業精銳獎
上櫃一案(股
選為『A+ 

謝博士
華大學材料
的典範。

伍
材料
得獎

貢獻獎得獎

芬博士於民國
體金屬接觸系
Analytical la

。發表著名期

士曾加入美國
b/GaSb 雷射

並支援 4Mb S
新的產業技術
定與讚賞，並

以往在研究單
材料分析實驗

傑出青年獎，
經營部部經理
實的管理經驗

於在高科技產
設備資本支出
依其在 IC、TF
國 91 年成立了
提昇並對學術
務經驗，產業型

Display, LED

95 年閎康科技
00”第 157 名
獎”，是台灣
股票代號 #3

企業』。 
士本人也常應
料系，目前也

伍 
料科技
獎人事

獎人事蹟 

70、72、77
系統的分析研究

b operation
刊發表文章及

AT&T 貝爾實
射二極體、Si-
SRAM 於量產
--高亮度 LED
於民國 75 年

位的經驗，希
驗室部門經理
並於民國 88

，因公司與達
。 

業積極研發成
和貴重儀器分

FT-LCD、LC
了國內第一家
界的基礎研究

型態涵蓋 Fab
D & Laser D

技獲得榮獲“
名。民國 101
技術服務業

3587)。 民國

邀至學校演講
擔任清大材料

貢獻獎
蹟 

7 年自清華大
究。學術著作
、Quality ma
及國際會議論

實驗室進行博
-Ge 異質接面

產時的故障分
D 及次微米計

年獲得工業技術

希望能將所學
理，期間對公

年獲得聯華
達碁科技股份有

成長的過程中
分析的人才培
OS、化合物半

家專業的材料
究貢獻一些心
bless Design
iodes, Mate

“勤業眾信台
年再度獲獎。

、各類分析實
國 101 年市值

講提供寶貴的
料系的課程諮

獎 

大學材料科學與
作及專利發明
anagement 

論文共計 40 餘

博士後研究，
面二極電晶體

析。曾服務於
計劃 DRAM
術研究院工業

學及研究心得貢
司與先進技術
電子研發金獎
有限公司合併

中，各功能單位
培育經費，影響

半導體材料、
分析實驗室-

心力。目前閎康
n Houses, IC 
erials & Equi

灣高科技 Fa
。民國 97 年謝
實驗室中第一
值超越同業,成

的人生、就業
諮詢委員，與業

與工程學系取
明方面，專攻

(QE, QA, QS
餘篇、專利共

從事 CoSi2 金
、YBCO/LaA

於工業技術研
，BICMOS 製
業材料研究所

貢獻於產業界
術的開發貢獻
獎的肯定。之
併，再度轉任友

位皆需借重到
響國內企業的
、發光二極體
--閎康科技股
康科技已累積

Foundry Fa
pment Vend

ast 50”第 3
謝博士帶領閎
、也是唯一獲
為台灣領先實

、創業經驗給
業界導師，對

閎

取得學士、碩士
TEM analy

S, TQM)、Ma
共計 50 餘件。

金屬矽化物、
AlO3 超導體及

研究院材料所和
製程整合研究計
所傑出研究人員

界，於是在民
獻良多，因此在
之後由於表現傑
友達光電股份

到貴重儀器分析
的技術研發速

體等不同領域都
股份有限公司

了 500 家以上
bs, Advance
dors, 以及奈

2 名。同年 9
閎康科技獲得臺
獲獎的企業。
實驗室 。並於

給予年輕學子
對於材料教育有

得

閎康科技股

士及博士學位
ysis、Fault i
aterials relat
。 

AlGaAs/Ga
及 FeSi3/Ga
和電子所，於
計劃，所研發
員獎項。 

民國 83 年擔任
在民國 85 年
傑出，轉任聯

份有限公司LC

析的服務，但
速度，耽擱產品

都有相當豐富
，期望能協助
上的企業和 3

ed Package 
奈米材料和元件

9 月榮獲“德
臺灣經濟部工
民國 98 年 8

於民國 102 年

。謝博士不僅
有諸多貢獻，

得獎人：謝

股份有限公

位，在校期間
isolation/Fa
ed fundame

As 面射型雷
As 金屬界面

於服務期間從
發之成果受到

任聯華電子股
年獲頒電子元
聯友光電股份

OS事業處處

但一般公司無
品推出的時程
富的研發分析
助國內高科技
3000 位以上
House, TFT-
件製作公司。

德勤亞太地區
工業局最高獎
8 月完成閎康
年榮獲遠見雜

僅提供獎學金
，並成為材料

謝詠芬 博士

公司總經理

即專
ilure 

ental 

射、
的研
事當
院內

份有
件與
有限
長，

法負
程，因

能力
業的
使用

-LCD 
。 

高科
項”
科技
誌評

給清
學子

士

理 



年
當
料
峽
分
發
全
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擔任學會
年會邀請國際
當年度「Mate
料科學學會年
峽兩岸工程材
分七個演講場
發展，國內材
全程以英文的
究成果，此次

 

 
 

陸
傑出服

                     
                     

出版委員會委
知名學者Pro
erials Chem
度大會、專題
料研討會」同
地舉行，其中
料相關系所在
方式進行的國
會議與會者包

陸 
服務獎

                   
                   

委員和2012年
ofessor Alan

mistry and Ph
題演講論壇、
同步舉行，邀
中「材料教育
在材料教育將
國際論壇；其
包括大陸、美

獎得獎

                   
                   

年材料年會總
 J. Ardell 與

hysics」期刊
海報論文發表
請兩岸相關的

育論壇」是金
將如何因應而
其他論壇則亦
美國、日本、波

獎人事

           
                     

總幹事，與師生
國內傑出學者

刊傑出論文獎得
表、國科會材
的材料專家進
重勳理事長
起創；再者
邀請國內相關
波蘭和德國等

事蹟 
國立虎尾

                     

生同仁於2012
者施漢章教授
得主陳信文教

材料學門座談會
進行專題報告及
、彭宗平理事
「元件薄膜製
關領域之學者
等共1322人

尾科技大學

                     陸、

2年11月23~2
授為年會keyn
教授進行演說
會、廠商儀器
及交流。專題

事和呂福興監
製程論壇」是
者專家，以邀
，在國內各界

得獎

學材料科學

     、傑出服務得

24日協力完成
note speaker

說。此次年會活
器設備展示，晚
題演講論壇共

事有感於國際
邀請國內外相
請演講方式分

界的支持與協助

獎人：謝淑

學與工程

21 

得獎人得獎

成年會之舉辦
rs，並特別邀
活動包括中國
晚宴等並與「
計44 篇論文

際材料科技蓬
相關領域之學
分享其精闢的
助下圓滿成功

淑惠 主任

系系主任

獎事蹟

辦。
邀請
國材
「海
文， 
蓬勃
學者
的研
功。 

任 

任 
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榮譽會士十

  桂體剛

  吳秉天

         

會士廿九位

陳力俊

吳茂昆

黃文星

林光隆

蘇炎坤

第五屆會士

  王錫欽
 

 

 

 

 

 

 

 

柒
2013

國材料科學

十一位： 

、鄭毓珊、

、程一麟、

        （

位： 

、洪敏雄、

、李三保、

、黃志青、

、栗愛綱、

、高振宏、

士(102 年

、張  翼、

柒 
年中

學學會會士名

、李振民、

、劉國雄、

（依陸志鴻

、李立中、

、程海東、

、黃肇瑞、

、韋光華、

、陳信文、

年)三位： 

、陳興時（

國材料

名單 

洪銘盤、林

施漢章、張

先生紀念獎

吳錫侃、汪

蔡文達、劉

簡朝和、杜

馬振基、莊

彭宗平、鄒

依筆劃順序

料科學

林垂宙、黃

張順太 

獎得獎年度

汪建民、金

劉仲明、曾

杜正恭、沈

莊東漢、傅

鄒若齊 

序） 

學學會

振賢、 

度順序） 

金重勳、 

俊元、  

沈博彥、  

傅勝利、  

會會士名單 



倍

使

的

進

造

併

為

   

 
       
       
 
 

 

 

此次獲

倍感榮幸之

使命已從原

的帶領下，

進非鐵材料

造更大的舞

併進的策略

為國內產業
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     

得中國材料

外，更深深

本鋼鐵材料

已有很多亮

的研發及量

台，並有效

，加速開發

的繁榮發展

                   
                   

料科學學會

深感受到這

料的製造者

亮麗的作為

量產；個人

效結合產官

發各項產業

展做出更大

                   
                   

王錫欽

現職：中

      中

鋇

專長：材

中

第

第五屆會士

是一個對未

，提升為更

，包括已實

承接公司的

學研的研發

需求的關鍵

貢獻。 

           
                     

博士 

中鋼技術部門

中鋼精材公司

鋇泰電子陶瓷

材料科學，8

中國工程師學

第 25 屆國家

士的殊榮，

未來需付出

更寬宏的工

實際投入 Ti

的這項發展

發資源，推

鍵材料，實

                     柒、

門副總經理

司董事長 

瓷公司董事

81 年全國優

學會 83 年詹

家傑出經理獎

個人首先要

更多努力的

工業材料供應

合金、Ni

展願景，將以

推動開放式創

實踐所謂「產

                     、2013 年中

理 

事長 

優秀青年獎

詹氏論文獎

獎。 

要感謝學會

的一種期許

應者的定位

合金、超級

以更大的格

創新，以品

產業升級，

     中國材料科

獎章、 

獎、 

會對個人的肯

許與承擔。中

位，這幾年在

級電容、熱

格局為中鋼研

品質、品級

材料先行」

23 

科學學會會士

肯定，除了

中鋼的企業

在鄒董事長

電材料等先

研發團隊打

、品種三品

」的理念，

士名單

了

業

長

先

打

品
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很高興

主要從事三

整合材料，

材料之

無日不用，

之微妙處。

件炫耀功能

細數過

台灣工業之

各領域之材
 

國材料科學

獲得材料學

五族半導體

應用於半導

領域極其多

而發展之元

本次材料學

背後材料細

去之材料會

重要支柱，

料人士，備

學學會會士名

張

現職

專長

學會頒贈會

體材料及元

導體元件領

多元，其應

元件技術，

學會頒贈之

細節之重要

會士背景，

，再次感謝

備覺溫暖及

名單 

翼 教授

職：國立交

國立交

國立交

長：砷化鎵

  化合物

  三五族

士殊榮。畢

件研究，以

域，確使敝

用亦遍及各

也常以材料

會士殊榮，

性。 

真是遍及各

材料學會頒

榮耀。 

交通大學研發

交通大學材料

交通大學電子

鎵及氮化鎵高

物光電半導體

族材料磊晶技

畢業二十多

以求學時代

敝人在高頻

各行各業，

料之變異為

，對敝人是

各產業，足

頒贈之榮譽

發長、 

料科學與工

子工程學系

高頻電晶體

體元件與製

技術 

多年，先在電

代所受的材料

頻高速元件有

轉戰電子領

為基礎，從微

是極大之鼓舞

足見材料領域

譽，材料會士

工程學系教授

系教授 

體技術 

製程 

電子業任職

料訓練及研

有很多的創

領域多年，

微觀角度，

舞，更感謝

域之應用是

士之設立及

授、 

職，後轉至交

研究為根柢

創意及發展空

材料方面之

探究材料隱

謝材料先輩

是無所不在

及頒贈，相信

交大任教，

，發展異質

空間。 

之基礎知識

隱藏在細節

，能洞灼元

，亦是撐起

信讓征戰於

質

識

節

元

起

於



層

串

人

   

 
       
       
 
 

 

 

感謝中

近年政

層以及如何

串連產學研

人才、促進

                     
                     

國材料科學

政府著重於高

與世界各國

合作，藉由

產業發展。

                   
                   

學學會諸位

高端產業之

國相關產業

由政府的支

。 

                   
                   

 

陳興時

現職：榮

專長：1.特

2.金

3.企

位會員的支持

之發展，原基

接軌是我們

持與重視，

           
                     

博士 

剛集團總裁

特殊鋼材料

金屬熱加工

企業經營與

持，頒發第

基礎性的材

們急需思考

，更進一步地

                     柒、

裁 

料 

工 

與管理 

 

第五屆會士榮

料科技亦日

考改善的項目

地提升國內

                     、2013 年中

榮譽予本人

日益受到極

目，期望能夠

內材料科技水

     中國材料科

人，本人甚感

高重視。然

夠透過學會

水準、培育

25 

科學學會會士

感榮幸。 

然而人才斷

會整合力量

育先進技術

士名單
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捌
2013

料年會大會

B

捌 
年材

演講 

Brief Curr

料年會
riculum V

會大會
Vita - Profe

會演講
essor San 

講 
Ping Jiangg 
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材料年會大會

 

會演講
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(1) 個

學

經

(2) 個

曾獲

(3) 專

2013

                     
                     

個人學經歷: 

學歷:1976/09~

1980/09

經歷 :1986/07

1988/08

1990/09

2005/03

2005/07

2006/02

個人成就 

獲得之學術獎

2013      

2013      

2012      

2011      

1986      

2009-2013 

2012      

2010      

2008-2010 

2007/06~迄

2003-迄今 

1999      

專長       

3 年材

                   
                   

陳

住址: 300

~1980/07     國

9~1986/07   

7~1988/07       美

8~1990/08     美

9~迄今     國

3~迄今     國

7~迄今     工

2~迄今     中

獎勵情形: 

   國立清華

   歐洲顯微

   國科會 1

   教育部資

學原子科

最髙等級

   Research

   25 次國際

   東亞電子

   The 17th I

   台灣顯微

迄今 國際結晶

員會(Ele

   Journal of

   MRS 國際

  高分辨電鏡

材料年

                   
                   

陳福榮 教

E-mail: fr
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源 

理) 

彰 

料) 

李

(清大

鴻 

電) 

賴

(中央

倫 

機) 

呂

(中正

浩 

料) 

賴

(聯合

塵 

料) 

李

(中大

明 

材) 

良 

料) 

汪

(中興

賢 

材) 

35 

會籌備委員會

 

李奕賢 

大材料) 

賴昆佑 

央光電) 

 

呂明諺 

正光機電)

 

賴宜生 

合材料) 

李坤穆 

大化材) 

 

 

汪俊延 

興材料) 

 

 

 

 

會名單



   

拾貳、
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、2013 年中

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 年
時間

11:00~1

13:30~1

12:00~14

14:00~1

15:10~1

15:30~1

16:20~1

17:10~1

18:00~2

 

 

 

拾
201

中國材料科

年材料年會第
 

6:30 

6:30 

4:00 

5:10 

5:30 

6:20 

7:10 

7:40 

0:00 

拾貳
13 年

科學學會年會

20
第一日大會

1

1

1

14

14:50

Keyn

Keyn

貳 
中國材

會議程

13 年材
會議程【10

活動

報到/註

海報論文發

國科會材料學

材料年會

14:00~14:10

14:10~14:20

14:20~14:40

:40~14:50 年

~15:10 會務

Coffee 

note Speech

note Speech

MCP 最佳

年會

材料科

材料年會
0 月 18 日(
動

註冊 

發表/評審 

學門座談會

會大會 

0 主席致辭

0 貴賓致辭

0 大會頒獎

年會籌備報告

務工作報告及

Break 

 II-陳福榮 教

h I-蔣三平 教

佳論文 

會宴 

科學學

會大會議
五)】 

告 

提案 

教授 

教授 

學會年會

議程 

地點

機械
E4-15

機械
E2-10

機械
E2-10

機械
E2-10

機械
E2-10

新陶

會議程

點 主

機械館一樓

機械館/工五

械館
53 室 

學門
杜正恭

械館
01 室 

金重勳

金重勳

周景揚
陳志臣

金重勳

鄭憲清

洪健龍

機械館 

械館
01 室 

械館
01 室 

械館
01 室 林光隆

陶芳 金重勳
鄭憲清

程 

主持人

樓 

五館 

門召集人 
恭 教  授

勳 理事長

勳 理事長

揚 校  長
臣 教務長

勳 理事長

清 所  長

龍 秘書長

 

 

隆 教  授

勳 理事長
清 所  長



   

 
       
       
 
 

 

201
 
09:3

09:3
 

時

09:30

09:00

10:30

10:50

11:50

12:00

13:00

14:00

14:20

16:00

 

                     
                     

13 年材料年

30~15:20  論

30~16:00  海

時間 

0~15:30 

0~10:30 

0~10:50 

0~11:50 

0~13:00 

0~13:00 

0~14:00 

0~14:20 

0~15:20 

0~17:00 

                   
                   

年會第二日

論壇議程 (機

工

海報展示/攤位

海報論

論壇議

Coff

論壇議

Lun

廠商

論壇議

Coff

論壇議

頒獎、摸

                   
                   

日大會議程

機械館 101 室

五館 A413 室

位展示 (機械

活動 

論文發表/評審

議程 A~E,1-2

fee Break 

程 A~E, 3-4

nch Break 

商說明會 

程 A~E, 5-6

fee Break 

議程 A~E, 7-8

摸彩與閉幕典禮

           
                     

【10 月 19

、機械館 15

室) 

械館、工五館

審 

2 

4 

6 

8 

禮 機

                     拾貳、

9 日(六)】

3 室、機械館

1F) 

地點 

機械館/工五

機械館/工五

機械館/工五

機械館/工五

機械館 E2-10

                     2013 年中

館 251 室、工

機械館/工五

五館 

機械館/工五

五館 

機械館/工五

機械館/工五

五館 

機械館/工五

五館 

1 室 

     中國材料科

工五館 A102

主持人 

五館 

各論壇主持

五館 

各論壇主持

五館 

五館 

各論壇主持

五館 

各論壇主持

金重勳 理事

鄭憲清 所  

37 

學學會年會

室、 

人 

人 

人 

人 

事長 

長 

會議程



   

拾參、

論

論

主
(

11:5

主
(

16:1

拾
2
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、2013 年中

 

 

 

日期 

地點 
論壇代號 

論壇名稱 

主講者 
(時間) 

P

50~13:00 

主講者    
(時間) 

Pr

10~17:00 

拾
2013

中國材料科

10/19 

E6-A102
A 

生醫材料及
應用論壇(國

Prof. Vasif Ha
（9:30~10:0

王子威 教
（10:00~10:

鄭玉峰 教
（10:50~11:

黃俊仁 教
（11:20~11:

Prof.Jin-Ho
（13:00~13

林峯輝 教
（13:30~14:

rof. Nasrin H
（14:20~14:

李宇翔 教
（14:50~15:

拾參
年中國

科學學會年會

2 

及 
國際)

高值

asirci  
00） 

石田

（9

藤田

（9:
教授     

:30） 山
K.

（10

教授 
:20）

黃
（10

教授 
:50）

莊
（11

o Lee 
3:30） 

葉
（13

教授 
:00） （王

（13

Hasirci 
:50）

黃
（14

教授 
:20）

朱
（14

參 
國材料

會論壇演講

論壇

10/19 

E4-153
B 

化金屬材料論
壇 

田清仁 博士
K. Ishida 

9:00~9:40）

田慶一郎 博士
K. Fujita 
:40~10:05）

山內清 博士
Yamauchi

0:05~10:30）
C

黃志青 教授
0:50~11:20）

莊東漢 教授
1:20~11:50）

葉均蔚 教授 
3:00~13:30）

魏嘉民 
王俊傑） 博士
3:30~14:00）

C

黃爾文 教授 
4:20~14:50）

朱瑾 教授 
4:50~15:20）

料科學

講

壇議程總

10

E4-

論 奈米聚焦
在材料科

黃迪靖
（9:30~

士

古慶順
（10:00

）
Coffee break

）
吳子嘉

（10:50

）
蕭世男

（11:20

Lunc

）
何政恩

（13:00

士
）

翁軍
（13:30

Coffee break

）
殷廣鈐

（14:20

）
湯茂竹

（14:50

頒獎、摸彩

學學會

總表 

0/19 

-251
C

焦 X 光繞射
科學之應用

靖 博士 
~10:00） 

順 博士 
~10:30） 

k (10:30~10:

嘉 教授 
~11:20） 

男 博士 
~11:50） 

h Break 

恩 教授 
~13:30） 

軍 博士 
~14:00） 

k (14:00~14:

鈐 博士 
~14:50） 

竹 博士 
~15:20） 

彩與閉幕典禮

會年會論

10/19

E2-101
D 

儲能材料論

張西龍 博
（9:30~10

李瑞益 博
（10:00~10

50)

鄧熙聖 博
（10:50~1

方冠榮 教
（11:20~1

費定國 教
（13:00~1

藍兆禾 博
（13:30~1

20)

陳金銘 博
（14:20~1

林景崎 教
（14:50~1

禮

論壇演

9 

1 

論壇 功能

博士
0:00） （

博士
0:30） （1

博士
11:20） （

教授    
11:50） （

教授
13:30） （

博士
14:00） （

博士
14:50） （

教授 
15:20） （

演講 

10/19 

E6-A413
E

能陶瓷與應用論

邱德威 教授
9:30~10:00

張高碩 教授
10:00~10:30

王瑞琪 教授
10:50~11:2

陳柏宇 教授
11:20~11:5

施劭儒 教授
13:00~13:3

謝宗霖 教授
13:30~14:0

吳志明 教授
14:20~14:5

李勝偉 教授
14:50~15:2

論壇

授 
） 

授 
0） 

授 
0）

授 
0）

授 
0）

授 
0）

授 
0）

授 
0）



09:3

10:0

10:3

10:5

11:2

11:5

13:0

13:3

14:0

14:2

14:5

   

 
       
       
 
 

 

時間 

30-10:00 

00-10:30 

30-10:50 

50-11:20 

20-11:50 

50-13:00 

00-13:30 

30-14:00 

00-14:20 

20-14:50 

50-15:20 

 

 

                     
                     

召集

演講者

Prof. Vasif H

王子威 教

鄭玉峰 教

黃俊仁 教

Prof. Jin-H

林峯輝 教

Prof. Nasrin 

李宇翔 教

                   
                   

論壇 A
集人：國立

時
地點

者 

Hasirci T

教授 

教授 

教授 

o Lee 
3

教授 

Hasirci 

教授 
M

                   
                   

、生醫材
立台灣大學

主持人
間：2013/

點：工程五館

The developm

Electrospu

Nanofibe

Multiple An

Biodegra

R

The develo

3D porous sc

Thermo-se

Nuc

Techniq

cha

Develop

Micro/Nano

           
                     拾

材料及應
材料科學與

人：李宇翔
/10/19（9
館綜合教室

 
題

ment of dioma

n Collagen-

ers with Prog

giogenic Gr

Wound

Coffe

dable meta

Research Stat

pment of no

coa

Lunc

caffolds for 

of ste

ensitive Hyd

cleus Pulpos

Coffe

ues for surfa

racterization

pment of Qu

ospheres for

                     拾參、201

用論壇（
與工程學系

翔 教授 
9:30~15:20
室（E6-A10

題目 

aterials in BIO

-Hyaluronan

grammable 

rowth Factor

d Healing 

ee break 

ls - Definitio

tus and Futu

ovel anti-fou

tings 

ch break 

effective ch

m cells 

drogel as Ce

sus Regener

ee break 

ace modifica

n of biomate

uantum-Dot

r Biomedical

                     3 年中國材

（國際）
系 林峯輝 教

0） 
02） 

OMATEN, MET

n Composite

Release of 

rs for Chron

on, Current 

ure 

uling surface

ondrogenes

ll Carrier for

ation 

ation and 

erials 

ts-doped 

 Application

     材料科學學會

 
教授 

TU 

Dept

Scienc

Techn

e 

ic 材料

先進材

e 

生物醫

sis 
Dept

Mate

U

r 

材料科

Dept

Scienc

Techn

ns 生物醫

39 

會年會論壇

單位 

t. of Biologic

ces, Middle E

nical Univers

Turkey 

清華大學 

料科學工程學系

北京大學 

材料與納米技術

中央大學 

醫學工程研究

t. of Advance

erials, Hanna

University

台灣大學 

科學與工程學

t. of Biologic

ces, Middle E

nical Univers

Turkey 

中央大學 

醫學工程研究

壇演講

cal 

East 

sity, 

系 

術系

究所 

ed 

am 

學系 

cal 

East 

sity, 

究所 



   

拾參、

09

09

10

10

10

11

11

3:

13

14

14

14

 
 
 
 
 

40 
 

、2013 年中

時間 

:00-09:40 

:40-10:05 

:05-10:30 

:30-10:50 

:50-11:20 

:20-11:50 

:50-13:00 

00-13:30 

:30-14:00 

:00-14:20 

:20-14:50 

:50-15:20 

 

 

 

中國材料科

主持人

演講者

石田清

K. Ishid

藤田慶一

K. Fujit

山內清

K. Yamau

黃志青 教

莊東漢 教

葉均蔚 教

魏嘉民 博

黃爾文 教

朱瑾 教

科學學會年會

論壇
召集人

：李勝隆 教
時

 
者 

仁 

da 

一郎 

ta 

清 

uchi 

教授 
Pe

教授 

教授 

博士 

教授 
C

In

De

教授 

會論壇演講

壇 B、高
人：金屬研究

教授、黃爾
間：2013/

地點：機

Desi

P

compound 

Curre

medical d

erformance 

amor

高性

High Perfor

Research

金屬材

An in-situ S

Complimenta

nvestigate th

endrites in a

金屬玻

Thin Film M

Microelec

講

高值化金屬
究發展中心

爾文 教授、
/10/19（9
機械館（E4

題

gn of advan

 industrial 

Past，presen

semiconduc

ent and futu

devices using

Coff

and applica

phous meta

性能銀合金線

rmance Ag-A

Pack

Lunc

高熵材料

h Areas of H

材料產業高值

Coff

Synchrotron 

ary Molecul

he Microyie

a Bulk-meta

玻璃薄膜於電

Metallic Glas

ctronic and B

屬材料論
心 伏和中 
、林士剛 教
9:00~15:20
4-153） 

題目 

nced materia

application

nt and future

ctor crystal f

re technolog

g shape me

fee break 

ation of nano

allic laminate

在電子封裝之

Alloy Wires 

kaging 

ch break 

之研究領域

igh-Entropy

值化推動策略

fee break 

X-ray Meas

ar Dynamic

lding of Cor

llic-glass Ma

子與生醫方面

sses: Their P

Biomedical A

論壇 
執行長 

教授、吳欣
0） 

als and 

s 

e of  

for IT indust

gies for  

mory alloys 

ocrystalline 

ed films 

之應用 

for Electron

y Materials 

略與作法 

surement an

s Simulation

re-Shell Crys

atrix Compo

面之應用 

roperties fo

Applications

潔 教授 

國

材

try 

獨立

 

國

先

and 

材料

nic 
材料

材料

研

nd 

n to 

stal 

osite 

中央

與

or 

s 

台

材料

單位 

國立東北大學

材料開發學科

行政法人科學

術研究機構

國立東北大學

先進醫工學科

中山大學

與光電科學學

台灣大學

科學與工程學

清華大學

料科學工程學

金屬工業

研究發展中心

央大學化學工

材料工程學系

台灣科技大學

科學與工程學

學 

科 

學技

學 

科 

學系

學系

學系 

心 

工程 

系 

學 

學系



0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

   

 
       
       
 
 

 

時間 

9:30-10:00 

0:00-10:30 

0:30-10:50 

0:50-11:20 

1:20-11:50 

1:50-13:00 

3:00-13:30 

3:30-14:00 

4:00-14:20 

4:20-14:50 

4:50-15:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     

論壇 C

主持人

演講

黃迪靖 副

古慶順 

吳子嘉 

蕭世男 

何政恩 

翁軍 博

殷廣鈐 

湯茂竹 

                   
                   

C、奈米
召集人

人：李信義 
時

 
講者 

副主任 

博士 

教授 

博士 

教授 

S

E

博士 

博士 

博士 

                   
                   

聚焦 X 光
：國家同步

博士、李寧
間：2013/

地點：機

TLS

TPS 次微米

同步輻射

3D X-ray L

studies of 

Synchrotron 

Electromigrat

APS (Argo

三維原子

TPS

奈米

           
                     拾

光繞射在
步輻射研究

寧 教授、
/10/19（9
機械館（E4

題目

到 TPS 之科

米繞射實驗站

Coff

Ｘ光微米繞射

Laue Diffract

bulk materi

Photon S

Lun

3D White X-

tion Researc

onne Nationa

子探針技術在

Coff

S 奈米探測實

米探測在半導

                     拾參、201

在材料科
中心 李信
何政恩 教

9:30~15:20
4-251） 

目 

學研究新契機

站設計、技術

fee break 

射于電子構裝

tion Microsc

als at the Ad

Source 

nch break 

-ray Microdif

ch: Perspectiv

al Lab.) Gene

材料研究中的

fee break 

驗站建造進展

體元件之應用

                     3 年中國材

科學之應用
義 博士 
授、古慶順
0） 

機 

術與應用 

裝之應用 

copy for 

dvanced 

ffraction in 

ve from An 

ral User 

的應用 

展 

用 

     材料科學學會

用論壇 

順 博士 

國家同步

國家同步

中央大

與材料

國家同步

元智大

與材料

CA

國家同步

國家同步

41 

會年會論壇

單位 

輻射研究中心

輻射研究中心

學化學工程

料工程學系

輻射研究中心

學化學工程

料科學學系

AMECA 

輻射研究中心

輻射研究中心

壇演講

心 

心 

心 

心 

心 



   

拾參、

09

10

10

10

11

11

13

13

14

14

14

 
 
 
 
 

42 
 

、2013 年中

時間 

9:30-10:00 

0:00-10:30 

0:30-10:50 

0:50-11:20 

1:20-11:50 

1:50-13:00 

3:00-13:30 

3:30-14:00 

4:00-14:20 

4:20-14:50 

4:50-15:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中國材料科

演講

張西龍 

李瑞益 

鄧熙聖 

方冠榮 

費定國 

藍兆禾 

陳金銘 

林景崎 

科學學會年會

召集人：國
主持人：林

時間

 
者 

博士 

博士 

教授 

教授 

博士 

博士 

博士 

教授 

會論壇演講

論壇 D
國立中央大
林景崎 教授
間： 2013

地點：機

中

SOFC 燃

高分子電

離子

電

氫能與

質子傳輸

講

、儲能材
大學 機械工

授、曾重仁
3/10/19（9
機械館（E2

題

中鋼能源與環

燃料電池在發

Coff

電解質在電容

子導體材料在

Lun

電動車用電池

與燃料電池產

Coff

儲能技術

型固態燃料電

材料論壇
工程學系 曾
仁 教授、張

9:30~15:2
2-101） 

目 

境之策略規劃

電系統及儲能

fee break 

容器及鋰電池

能源元件之應

ch break 

池技術與挑戰

業發展現況與

fee break 

發展趨勢 

電池(P-SOFC

壇 
曾重仁 教授
張仍奎 教授

0） 

劃 

能的應用 

池之應用 

應用 

戰 

與趨勢 

Cs)之發展 

授 
授 

中

核

成

化學

成

材料科

倍

工研

工研

中

材料科學

單位 

中國鋼鐵 

核能研究所 

成功大學 

學工程學系

成功大學 

科學及工程學系

倍特利能源 

研院能資所

研院材化所

中央大學 

學與工程研究

系 

究所



09

10

10

10

11

11

13

13

14

14

14

   

 
       
       
 
 

 

時間 

:30-10:00 

:00-10:30 

:30-10:50 

:50-11:20 

:20-11:50 

:50-13:00 

:00-13:30 

:30-14:00 

:00-14:20 

:20-14:50 

:50-15:20 

 

                     
                     

召集
主持人

演講者 

邱德威 教

張高碩 教

王瑞琪 教

陳柏宇 教

施劭儒 教

謝宗霖 教

吳志明 教

李勝偉 教

                   
                   

論壇
集人：國立
：許志雄 教

時
地點：工

授 

授 
Exp

授 

授 
Bio-

授 
Desig

of ce

授 P

授 

鉛壓

Lea

N

授 

A-site

by so

                   
                   

壇 E、功
立聯合大學

教授、洪逸
間：2013/
工程五館營

赤銅

ploration of T

High-perfo

nanobrid

inspired des

ceram

gning morp

eramic and g

鈣鈦礦氧化

Photocurren

壓電奈米材料

ad-free Nan

Nanogenera

e and B-site 

ol-gel comb

           
                     拾

功能陶瓷與
材料科學與

逸明 教授、
/10/19（9

營管所視聽
 
題目

銅鐵礦材料的新

TiO2 nanoro

applicatio

Coffe

ormance flex

dge-array p

signs of toug

mic–based c

Lunc

hology and 

glassy partic

化物異質接面之

t response o

heterojunc

Coffe

料在奈米發電機

nomaterial o

ator and Sel

doped BCZ

bined with co

metho

                     拾參、201

與應用論
與工程學系

、吳玉娟 教
9:30~15:20
教室（E6-

新功能開發

ods for photo

ons 

ee break 

xible metal o

hotodetecto

gh, high-pe

composites

h break 

chemical co

cles by spray

之光電流反應

of perovskite

ctions 

ee break 

機與自驅動元

on the Applic

f-Powered D

Y ceramics s

omposition

d 

                     3 年中國材

論壇 
系 許志雄 教
教授、吳芳賓
0） 
A413） 

ocatalytic 

oxide 

ors 

rformance 

omposition 

y pyrolysis 

應研究 

e oxide 

元件之應用 

cation of 

Device 

synthesized 

-exchange 

     材料科學學會

教授 
賓 教授 

台北

材料及

成

材料科學

高雄大

及材料

清

材料科

台灣

材料科

台

材料科學

清

材料科

 
中

材料科學

 

43 

會年會論壇

單位 

北科技大學 

及資源工程系

成功大學 

學及工程學系

大學化學工程

料工程學系

清華大學 

科學工程學系

灣科技大學 

科學與工程系

台灣大學 

學與工程學系

清華大學 

科學工程學系

央大學 

學與工程研究所

壇演講

系 

系 

所



   

拾參、

 
 
 
 
 

44 
 

、2013 年中

field

us t

tissu

eng

shee

Amo

life 

the 

attra

tissu

time

stiff

inte

mic

as 

con

pres

mic

Exam

pres

nan

 

A-

中國材料科

The

Departmen

Polymers 

d due to dive

o modify th

ues. These a

ineering. Th

ets and plat

ong them b

in the body

most impo

acting or d

ue engineer

e that these

fness, surfac

eraction. Ch

roenvironm

electrospinn

struction of

sentation ex

ropillar and

mples of 

sented to s

o-micro par

-1 

科學學會年會

e developm

nts of Biolog

of biologica

ersity of the

heir chemica

all make the

hey can be 

tes. They can

biodegradab

y. With the a

ortant of th

iscouraging

ring, implan

e surfaces c

ce cue dim

emistry, of 

ent of the c

ning and r

f scaffolds w

xamples of 

d channels 

rapid proto

how the inf

rticles as tra

會論壇演講

ment of di

Middle Ea

gical Science

vhas

al and synth

ir propertie

al and physic

em very usef

converted 

n act as inte

ble ones hav

advent of na

hese the n

g cell adhes

nt design as

can be mod

mensions an

course, pla

ells is critica

rapid proto

with predete

surface-cell 

using mese

otyped, bio

fluence of m

nsdermal dr

 

講

 

iomateria

Vasif Hasirc

ast Technical

es, Biotechn

irci@metu.e

 

ABSTRACT

hetic origin 

s, the availa

cal properti

ful in the cu

into fibers 

erfaces or th

ve special im

anotechnolo

ano and m

sion onto s

s well as ma

dified physic

d lay out a

ays a signif

al and the d

otyping are 

ermined ge

 interaction

enchymal st

odegradable

microenviro

rug delivery

als in BIOM

ci 

 University

ology and B

edu.tr  

T 

are very im

bility of num

es and their

urrent biom

and particle

he device its

mportance 

ogy novel us

micro modif

surfaces wit

any other fie

cally to ach

are all influ

ficant role. 

evices borro

making g

ometry and

s on surfac

tem cells an

e polyester

nment on c

y devices wil

MATEN, M

Biomedical E

portant in t

merous tech

r similarity to

edical devic

es of nano 

elf as in tiss

due to their

ses were dev

fied surface

h potential 

elds. We ha

ieve these 

uential in th

In tissue e

owed from o

reat contri

d other prop

es modified

nd cell line

r-based sca

cell behavio

l be present

METU 

Engineering 

the biomate

niques enab

o biological

ces and in ti

and micro 

sue enginee

r limited se

veloped. On

es designed

application

ave learned 

goals. Mate

his cell-mat

engineering

other fields 

butions to 

perties. In t

d with nano

s will be g

affolds will

or. Finally us

ted. 

erials 

bling 

 soft 

ssue 

size, 

ering. 

rvice 

ne of 

d for 

ns in 

over 

erials 

terial 

 the 

such 

the 

hese 

 and 

iven. 

l be 

se of 



   

 
       
       
 
 

 

1

2 I
3D

 

    

syrin

colla

and

eith

deliv

vasc

indu

prom

in v

the 

rele

con

 

Keyw

chro

 

A

                     
                     

Electros

Programm

1Departmen

Institute of B

Department 

In this stud

nge electros

agen (Col) a

 vasculariza

er directly e

very of EGF

culature spr

uction of b

mising skin 

vitro cell cult

electrospu

ase pattern

struct for th

words: elec

onic wound 

A-2 

                   
                   

spun Colla

mable Rel

Tzu-Wei 

nt of Materia

Biomedical 

of Plastic Su

*Corres

y, we demo

spinning tec

and hyaluro

ation, multip

embedded 

F and bFGF 

routing, whi

lood vessel

substitute f

ture and in v

n Col-HA-G

n of multipl

he chronic w

ctrospinning

healing 

                   
                   

agen-Hya

ease of M

Chronic

Wang (王子

als Science a

Hs

Engineering

urgery, Nati

sponding em

nstrate the 

chnique to e

nic acid (HA

ple growth 

in the nano

in early sta

ile release o

s maturatio

or chronic w

vivo animal 

GN compos

le angiogen

ound healin

g, natural po

 

           
                     拾

 

aluronan C

Multiple An

c Wound 

子威)1, 2*, Hua

and Enginee

sinchu, Taiw

g, National T

onal Taiwan

Taiwan 

mail: twwan

ABSTRACT

developme

employ the 

A). In order 

factors (VE

ofibers or e

age is expe

of PDGF an

on. To asse

wounds, cha

study were 

site nanofib

nic factors

ng in skin tis

olymer, nan

                     拾參、201

Composite

ngiogenic

Healing 

n-Ju Lai1, Se

ering, Nation

wan 

Tsing Hua Un

n University 

g@mx.nthu

T 

nt of biomim

inter-stacki

to facilitate

EGF, PDGF, b

encapsulated

cted to acc

d VEGF in l

ss the suita

aracterizatio

investigate

brous skin 

could be a

sue regener

noparticle, a

                     3 年中國材

e Nanofib

 Growth F

ean Kuan3 

nal Tsing Hu

niversity, Hs

Hospital-Hs

.edu.tw 

metic derma

ng nanofibr

functional 

bFGF and E

d in the nan

elerate wou

late stage is

ability of th

n of the sca

d. The resul

substitute w

a promising

ration. 

angiogenic 

     材料科學學會

bers with 

Factors fo

ua University

sinchu, Taiw

sinchu Branc

al matrix by 

rous structu

epithelializa

EGF) are loa

noparticles.

und closure 

s aimed for

he scaffold 

affolds as we

ts suggests 

with stage-

g bioengine

growth fac

45 

會年會論壇

r 

y, 

an 

ch, 

dual 

re of 

ation 

aded 

The 

and 

r the 

as a 

ell as 

that 

-wise 

eered 

ctors, 

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

46 
 

、2013 年中

Bio

biom

num

bee

biom

biod

view

hea

(phy

nan

mol

expe

theo

and

orth

 

Keyw

A-

中國材料科

odegrada

Department

After deca

materials, th

mber of crit

n used in

materials fo

degradable 

wpoint of ma

ling rate of

ysical and 

ocrystalline

ecular biol

erimental s

oretical mod

 process te

hopedic surg

words: Biod

-3 

科學學會年會

able metal

t of Materia

ades of de

here is now i

ical medica

ternationall

or medical a

metals, inc

aterials scie

f the recov

chemical 

 and glassy 

ogy, anima

studies and

del, the mat

echniques a

gery produc

egradable m

會論壇演講

ls - Definit

Yufen

ls Science a

University,

yfzhe

eveloping st

increasing in

al device ap

y to descr

application. 

cluding the 

nce, how to 

vering tissue

treatments

structures), 

al testing a

d related b

terial design

nd potentia

cts, were also

metals; mag

講

 

tion, Curr

ng Zheng (鄭

nd Engineer

, Beijing 100

eng@pku.ed

 

ABSTRACT

trategies to

nterest in us

pplications. 

ribe these 

Here we p

design of 

 control the

es, with var

s) and no

 biocompat

and clinica

biodegradab

n and proce

al applicatio

o comprehe

nesium; iron

ent Resea

鄭玉峰) 

ring, College

0871, China

du.cn  

T 

o minimize 

sing intentio

A term “b

new kind

resent the 

new biode

e biodegrada

rious surfac

ovel structu

tibility evalu

l trial leve

ble metal/a

ess and vari

on prototyp

ensively revie

n; corrosion;

rch Status

e of Enginee

the corros

onally corrod

biodegradab

s of degra

most impor

egradable m

ation rate to

ce modificat

ures (poro

ation at tox

els. The ma

queous so

ious medica

es such as 

ewed. 

; biocompat

s and Futu

ering, Peking

sion of me

dible metals

ble metal” 

adable me

rtant aspect

metals from

o match with

tion techniq

ous, compo

icology, cell

ain finding

lution inter

al device de

cardiology 

tibility 

 

ure 

g 

tallic 

s in a 

had 

tallic 

ts of 

 the 

h the 

ques 

osite, 

 and 

s of 

rface 

esign 

and 



   

 
       
       
 
 

 

thro

of n

bio-

Eme

biom

mod

bact

vers

surf

 

Keyw

mon

 

A-

                     
                     

The 

Gradua

Non-speci

ombosis, bac

novel self-ass

-functionalit

erging zwitt

medical ap

dification in 

teria. The c

satile anti-fo

faces. 

words: Bioi

nolayers, bio

-4 

                   
                   

developm

te Institute 

ific biofoul

cterial infec

sembling bi

ty and ease 

terionic mat

pplications. 

a user-frien

current pers

ouling mate

ntefaces, zw

ocompatibil

                   
                   

ment of no

Chun-J

of Biomedic

ling in im

tion and low

omaterials, 

of preparat

terials were 

We applie

ndly fashion 

spective of 

rials enablin

witterionic 

ity 

 

           
                     拾

 

ovel anti-f

Jen Huang (

cal Engineer

 

ABSTRACT

mplants and

w sensing se

possessing 

tion, were in

employed 

ed the “

for effective

this work 

ng to spont

materials, a

                     拾參、201

fouling su

(黃俊仁) 

ring, Nationa

T 

d biosenso

electivity. In

characterist

ntroduced to

to display t

“grafting-to”

ely resisting

is to estab

aneously fo

anti-fouling

                     3 年中國材

rface coat

al Central Un

ors typically

 this presen

tics of excell

o address th

heir promis

” approac

 adsorption

blish a tool

orm coatings

 materials, 

     材料科學學會

tings 

niversity 

y accompa

ntation, a va

lent anti-fou

he above iss

sing potenti

ch for sur

n of proteins

lbox contai

s on all kind

self-assem

47 

會年會論壇

anies 

ariety 

uling, 

sues. 

ial in 

rface 

s and 

ning 

ds of 

bled 

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

48 
 

、2013 年中

De

is to

and

with

cell 

tissu

and

ther

stem

rang

opti

Thu

pow

scaf

grow

cell 

sho

scaf

tissu

enco

intro

long

size

cho

pDN

gen

ASC

Keyw

PNA

A-5 

中國材料科

3D poro

ept. of Adva

The main pu

o provide an

 eventually 

h the use of

types is a ra

ues and org

 porosity in

re is scatter

m cell differe

ges of pore 

imum pore s

s, if a scaffo

werful tool 

ffolds with 

wth factors 

differentiat

rt half-life o

ffolds still r

ue engineer

oding for a

oduced as a

In this stud

gitudinal dir

 gradient 

ndrogenic d

NA-loaded 3

es continuo

Cs. 

words: 3D p

A 

科學學會年會

ous scaffo

nced Mater

urpose of us

n appropriat

the formatio

f stem cells 

apidly emerg

gans. Althou

n three-dim

red data ava

entiation int

sizes are st

size ranges 

old with a p

for the bas

different po

into 3D po

tion into a 

of growth fa

emain as li

ring and ge

a specific g

a promising 

dy, 3D poro

rection were

scaffolds w

differentiatio

3D porous s

ously releasi

porous scaf

會論壇演講

olds for eff

rials, Hannam

sing 3 dime

te environm

on of well-o

which can b

ging field of

gh it widely

ensional (3D

ailable indic

to a specific 

ill required 

of scaffolds

pore size gra

sic study o

ore sizes. It 

rous scaffol

specific cel

actors and t

mitations. T

ne therapy 

growth fact

therapeutic 

ous scaffold

e fabricated

were used 

on of adipo

scaffolds we

ing from th

ffold; Chond

講

fective ch

Jin Ho Lee

m University

ABSTRACT

nsional (3D)

ment for cell

organized tis

be self-rege

f the regene

y believed th

D) scaffolds

cating which

cell type. Th

for more sy

 for stem ce

adient can b

of the inter

is also we

lds and the

l-type and 

heir denatu

To overcom

strategies b

tor)-transfec

 technique.

ds with grad

d by a simpl

to investig

ose stem cel

ere also use

he scaffold o

drogenesis; 

ondrogen

y, Daejeon 3

T 

) porous sca

 adhesion, p

ssue and/or

nerated and

eration or re

hat the phys

s, can influe

h pore size 

herefore, a s

ystematic ev

ell differentia

be readily fa

actions bet

ll recognize

ir sustained

3D tissue r

ration durin

me these dif

by incorpora

cted cells a

 

dually incre

e centrifuga

ate the eff

lls (ASCs). T

ed to invest

on the chon

Stem cell; P

nesis of st

05-811, Rep

affolds in tiss

proliferation

organs. Tiss

d differentia

construction

sical cues, su

nce the cell

or porosity 

series of sca

valuations to

ation into sp

abricated, it

tween cells 

ed that the 

 release res

regeneration

ng the loadi

fficulties, a 

ating plasm

and porous

easing pore 

ation metho

fect of po

he Sox trio 

tigate the ef

ndrogenic d

Pore size gr

em cells 

public of Ko

sue enginee

n, differentia

sue enginee

ated into ce

n for a varie

uch as pore

l differentia

is favorable

affolds with w

o determine

pecific cell ty

t may becom

or tissues 

introductio

sult in impro

n. However,

ing process 

combinatio

mid DNA (pD

s scaffolds 

 size along

od and the 

re size on 

(5,6,9)-enco

ffect of Sox

differentiatio

radient; plas

rea 

ering 

ation 

ering 

rtain 

ety of 

e size 

ation, 

e for 

wide 

e the 

ypes. 

me a 

and 

on of 

oved 

, the 

into 

on of 

DNA; 

was 

g the 

pore 

the 

oded 

x trio 

on of 

smid 



   

 
       
       
 
 

 

 

deca

rege

have

sym

prov

rest

nuc

Besi

tran

to 

extr

cell 

pulp

Furt

gen

cult

mes

dec

sugg

pulp

stem

thro

 

A-

                     
                     

Thermo

Division 

Institute o

Interverteb

ades, sever

enerate or r

e to remov

mptom of in

vides a ratio

ore interver

leus pulpos

ides, nucleu

nsformation.

provide an

racellular ma

proliferatio

posus cells 

thermore, t

e expressio

ure conditi

senchymal 

reased in 3

gests that t

posus cells p

m cells cou

ough paracri

-6 

                   
                   

-sensitive

of Medical 

of Biomedica

e-mail:

bral disc de

al techniqu

replace the n

ve the nucle

ntervertebra

onal approa

rtebral disc a

us cells are 

us pulposu

. Thus, the 3

n adequate

atrix produc

on, total D

were sign

he extracell

n in 3D hyd

on (such a

stem cells 

D hydrogel

the thermo-

proliferation

ld regulate

ine commun

                   
                   

e Hydroge

Re

Feng

Engineering

al Engineerin

double@nt

generation 

es and pro

nucleus pulp

eus pulposu

l disc dege

ach to rege

architecture

limited and 

s cells gro

3D hydroge

e environm

ction, cytoki

NA and su

ificantly inc

lular matrix

drogel co-cu

as monolaye

regulation)

with mese

-sensitive hy

n and extrac

 the isolate

nications in 

 

           
                     拾

 

el as Cell C

egeneratio

-Huei Lin (林

Director

g, National H

ng, Nationa

tu.edultw   

ABSTRACT

usually star

osthetics (ar

posus. How

us and then

eneration. R

nerate activ

e and functio

their functi

own in mo

el co-culture

ment for n

nes secretio

ulfated glyc

creased in 

x related ge

ulture syste

er culture o

).The gene 

nchymal ste

yrogel could

ellular matr

ed nucleus 

the develop

                     拾參、201

Carrier for 

on 

林峯輝) 

Health Resea

l Taiwan Un

 Tel: 02-23

T 

rts at the nu

rtificial disc)

wever, these 

n replace an

Recently, cel

ve nucleus p

on. Howeve

onal state d

nolayer ma

e system ma

nucleus pu

on. In this st

osaminogly

the 3D hy

ene express

m were sign

or cultured

expression

em cells co

d be an ade

rix productio

pulposus c

ped 3-D co-c

                     3 年中國材

Nucleus P

arch Institute

iversity, Taip

3912641 

ucleus pulpo

) have been

kind of pre-

n artificial o

l-based tiss

pulposus ce

r, the sourc

oes not favo

ay result in

aybe an alte

lposus cell

tudy, we dem

ycans synth

ydrogel co-

ion and an

nificantly hig

 in 3-D hy

n of TIMP-

-culture sys

equate mate

on. Moreove

cells back t

culture syste

     材料科學學會

Pulposus 

e, Taiwan 

pei, Taiwan 

osus. In the 

n develope

-formed dev

one to relief

sue enginee

ells (NP cell

ce of autolog

or regenera

n fibroblast

ernative met

ls prolifera

monstrated 

esis of nuc

-culture sys

nabolism-rel

gher than o

ydrogel wit

-1 and MM

stem. This s

erial for nuc

er, mesenchy

to normal s

em. 

49 

會年會論壇

past 

d to 

vices 

f the 

ering 

s) to 

gous 

tion. 

t-like 

thod 

tion, 

that 

cleus 

stem. 

ated 

other 

hout 

MP-3 

tudy 

cleus 

ymal 

state 

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

50 
 

、2013 年中

M

Biot

or t

requ

high

com

the 

deliv

eith

crys

affe

phy

elec

achi

nan

etc.)

mac

stru

mon

form

phy

tech

taki

tissu

A-

中國材料科

Techni

METU, Middl

technology 

There are d

heir compo

uired condit

h versatility, 

mpared to th

materials o

very, or hyd

er bulk, fib

stallinity, top

ct cell adhe

Surface mo

ysical (patte

ctromagneti

ieved by ad

ofibres, nan

) onto the

cromolecule

cture with d

no layers, i

ming a certa

ysical shape 

hniques use

ng part in i

ue engineer

-7 

科學學會年會

iques for s

e East Techn

Departmen

ifferent mat

sites. In som

tions while t

and therefo

he others in

of scaffolds 

drogels for 

brous or po

pography o

rence and p

odifications 

erning, etch

c (such as U

dding nano 

notubes, nan

e surface o

es diffuse i

different pro

immobilizin

ain pattern 

of the bio

d for micro

n-vitro and 

ring and reg

會論壇演講

surface m

b

nical Univers

nts, BIOMATE

Engineering

nhas

erials used i

me cases, th

the surface 

ore they and

n the design

for tissue 

soft tissue 

orous form

r surface fre

proliferation 

can be don

ing, etc), c

UV, plasma, 

componen

nowires, nan

or by form

n the poly

operties. For

g bioactive

are some t

material. In 

 and nano 

in-vivo app

enerative m

講

 

modificatio

biomateria

N. Hasir

sity, Chemis

EN-Center o

g, Ankara, 0

sirci@metu.e

 

ABSTRACT

in medical a

he bulk prop

is not and 

d their comp

n and produ

engineering

supports. T

, may have

ee energy c

as well as b

ne with app

chemical (fu

 etc) techni

nts (e.g. nan

norods, nan

ming interp

ymer matrix

r surface mo

e molecules

techniques u

this presen

bulk and su

plications, as

medicine will 

on and cha

als 

ci 

try, Polymer

of Excellence

6800 Turkey

edu.tr 

T 

area, such as

perties of th

modification

posites are m

uction of me

g, micro an

he surface 

e different 

ompared to

iocompatib

lication of v

unctionaliza

ques. Nano

noparticles, 

nomagnetic 

penetrating 

x and form

odification, c

s, adding a

used to alte

ntation som

urface modi

s well as som

be discusse

aracteriza

r Science an

e in Biomate

y 

s metals, cer

e material a

n is needed

much more c

edical devic

nd nano cap

of the mate

chemistry, 

o the bulk. A

ility of the m

various tech

ation, ozoni

o modificatio

nanocluster

particles, n

networks 

 another c

coating with

a graft, dop

er the surfa

me examples

fications, an

me novel st

ed.  

ation of 

d Technolog

erials and Tis

ramics, polym

are good fo

d. Polymers 

commonly u

ces. They ca

psules for d

erials, which

physical sh

All these fac

material.  

hniques, suc

ization, etc

ons can als

rs, nanocrys

nanocompos

so that s

crosslinked 

h self assem

ping with 

ce chemistr

s related to

nd the react

tudies relate

gy, 

ssue 

mers, 

r the 

have 

used 

n be 

drug 

h are 

hape, 

ctors 

ch as 

.) or 

o be 

stals, 

sites, 

ome 

web 

bled 

ions, 

ry or 

o the 

tions 

ed to 



   

 
       
       
 
 

 

they

pha

laye

can 

tech

surf

ToF-

                     
                     

Most analyt

y measure a

se sample) 

er of a mate

differentiat

hnique and 

face analysi

-SIMS, STM,

                   
                   

tical techniq

all the atom

- so if, for e

erial deposit

te the only

instrument

s, such as A

, PES, UPS, X

                   
                   

ques used in

s within a ty

xample, we 

ted on a thic

y coating la

t. In this p

AUGER, FE-

XPS will be m

           
                     拾

n chemistry 

ypical samp

were to ana

ck substrate

ayer depen

presentation

-AES, AFM, 

mentioned.

                     拾參、201

are "bulk" t

ple (be it a s

alyze a samp

e of anothe

nds on the 

 some of t

EDS, FTIR-

                     3 年中國材

echniques i

solid, liquid, 

ple consistin

r material, w

sensitivity 

these techn

ATR, RAMA

     材料科學學會

n the sense

, solution or

ng of a nm t

which techn

of the ana

niques used

AN, SEM, S

 

51 

會年會論壇

that 

r gas 

thick 

nique 

alysis 

d for 

SIMS, 

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

52 
 

、2013 年中

orga

term

maj

diffu

othe

with

In th

lum

com

inte

coat

even

prop

QDs

cavi

surf

con

lum

 

Keyw

inte

 

A-

中國材料科

Develop

Gradu

Interest in 

anic fluorop

ms of detec

or approac

usion, incor

er methods

hout elabora

his study, se

inescence w

mbinations u

erference of 

ted by QD n

nly distribu

perty as th

s-doped m

tation, dem

face. The s

trollable st

inescence a

words: Qu

eraction; Opt

-8 

科學學會年會

pment of Q

uate Institut

using qua

phores as o

ction sensiti

ches for th

rporation, an

, the self-as

ate chemica

emiconducto

were prepa

using optica

mechanical

nanoparticle

uted on the

hey perform

microspheres

monstrating t

elf-assembly

trategy for

and stability.

uantum do

tical probe 

會論壇演講

Quantum-

Biomed

Yu-

te of Biomed

ntum dots 

optical prob

vity, throug

e fabricatio

nd surface c

ssembly app

l reactions, s

or CdSe/ZnS

red using a

l and electri

 stress. Our

es with a co

e surfaces; 

med in iso

s remained

the robustn

y approach

r preparatio

 

ot; Polystyr

 

講

 

-Dots-dop

dical Appl

-Hsiang Lee

dical Engine

 

ABSTRACT

(QDs)-enco

es is increa

ghput, and 

on of QDs-

coating (i.e.

proach can 

showing a t

S QDs-dope

a self-assem

ical approac

r results sho

overage rate

(2) the anc

olated susp

d intact af

ness of intera

h developed

on of QD

rene micro

ped Micro

ications

e (李宇翔) 

eering, Natio

T 

oded micro

asing due to

photostabil

-encoded p

., self-assem

provide a fa

remendous 

ed polystyre

mbly appro

ches and eva

owed that (1

e of 1.0 pmo

chored QD

ension; and

fter stresse

actions betw

d in this s

Ds-encoded 

osphere; S

o/Nanosph

onal Central 

o-/nanoparti

o significant

ity. So far, 

polymeric p

mbly). In com

acile and ef

potential fo

ene microsp

ach. We ch

aluated thei

1) microsphe

ole/cm2, in w

s exhibited

d (3) the f

d by ultra

ween QDs a

tudy offere

microsphe

elf-assembly

heres for 

University 

icles instea

t advantage

there are t

particles na

mparison to

ffective prot

or use in pra

pheres with 

haracterized

ir stability u

eres can be 

which QDs w

 similar op

fluorescenc

asound-indu

and microsp

ed a facile 

eres with 

y; Electros

d of 

es in 

three 

med 

o the 

tocol 

ctice. 

high 

 the 

nder 

fully 

were 

ptical 

e of 

uced 

phere 

and 

high 

static 



   

 
       
       
 
 

 

 

D

  

Allo

 

 

 

 

 

Pa

Ce

Com

elec

relat

such

bee

liqu

activ

crys

Keyw

grow

 

B

B

                     
                     

Desig

Department o

In this talk

oys; Cu-base

ast, Presen

enter for Re

(Sumiden 

mpound se

ctronic devic

ted compou

h as GaN an

n industrial

id phase gro

vity and ac

stal growth w

 

words: Com

wth, HB,  

-1 

-2

                   
                   

gn of Adva

of Materials

k, Design of

e Alloys, and

nt, and Fu

vitalization 

Semicondu

miconducto

ces in IT (Inf

unds includ

nd SiC near 

ly develope

owth are co

chievement 

will be prese

mpound sem

                   
                   

anced Ma

 Science, Gr

f Advanced 

 Co-base M

uture of Co

K. Fu

Promotion, 

ctor Materia

or crystals 

formation Te

ing InP at p

future. Melt

ed for GaAs

oming to be

on the tec

ented from t

miconductor

           
                     拾

aterials an

K. Ishida

raduate Scho

 

ABSTRACT

Pb-free M

aterials will 

ompound

Industry

ujita (藤田慶

Japan Scien

als Co.,Ltd., S

 

ABSTRACT

have been

Technology) 

present, and

t Growth tec

s related co

 promising 

chnological 

the industria

r, Wide ene

                     拾參、201

d Industri

ool of Engin

T 

achinable S

be presente

d Semicon

一郎) 

nce and Tech

Sumitomo E

T 

 indispensa

industry. Th

 will be wid

chniques su

ompounds, a

for wider en

trends of 

al view point

ergy-gap, G

                     3 年中國材

ial Applica

neering,Toho

Steels; Fe-ba

ed. 

ductor Cr

hnology Age

Electric Indu

able to bo

he represent

der energy-g

ch as HB, LE

and both va

nergy-gap c

compound 

t. 

GaAs, InP, Ga

     材料科學學會

ations 

oku Univers

ase Superel

rystals for

ency [prese

ustries, Ltd.) 

oth optical 

tatives are G

gap compou

EC, and VB 

apor phase 

compounds.

semicondu

aN, SiC, Cr

 

53 

會年會論壇

ity 

astic 

 IT 

nt] 

and 

GaAs 

unds 

have 

and 

. Our 

uctor 

ystal 

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

54 
 

、2013 年中

C

1D

In th

Allo

B-

中國材料科

Current a

Department o

his talk, Curr

oys will be pr

3

科學學會年會

nd Future

K

of Materials

rent and Fut

resented.

會論壇演講

e Technolo

Me

Kiyoshi Yama

s Science, Gr

ture Technol

講

 

 

ogies for M

emory Allo

auchi1 and M

raduate Sch
2 Clino Corp

 

ABSTRACT

logies for M

Medical D

oys 

Masao Suzuk

ool of Engin

p 

T 

Medical Devic

Devices Us

ki2  

neering, Toh

ces Using Sh

sing Shape

hoku Univers

hape Memo

e 

sity 

ory 



   

 
       
       
 
 

 

Per

me

 

into

nan

bina

TiZr

nan

and

the 

are 

stru

lam

mic

high

coat

MD 

resp

stre

of 

nan

 

Keyw

inte

B-

                     
                     

rformance

etallic lami

Recently, t

o multilayer

ocrystalline

ary and tern

rTaSi, TiZrS

ocrystalline

 could be in

film and sub

commonly

ctures. This 

inated film

ro-imprintin

h light reflec

tings for po

or FEM sim

ponse. The 

ngth, surfac

the resulti

ocrystalline

word: nano

erface, thin fi

-4 

                   
                   

e and app

inated film

the combina

red lamina

 thin films 

nary alloy sy

Si, AgMgA

 metal film a

n horizontal

bstrate. Suc

y seen in 

talk will pre

ms for M

ng for optica

ction or hig

ossible bio-

mulations are

film comp

ce roughnes

ng laminat

 metal films

ocrystalline m

ilms. 

                   
                   

lication of

ms 

J. C.

國立中山

ations of nan

ted compo

under exam

ystems. The

l, AgCuAl, 

and metallic

l or inclined

h laminated

semiconduc

esent some

MEMS, opt

al micro-len

h light trans

implant app

e also applie

position, rela

ss, surface h

ted films 

 and monol

metals, met

           
                     拾

f nanocry

. Huang (黃志

山大學 材料與

ABSTRACT

nocrystalline

osite struct

mination inc

e metallic gl

MgZnCa, 

c glass thin f

d (30, 45 or 

d films with s

ctor, optoe

 of the rece

tical and 

ns and surfa

smission film

plication, an

ed to reveal 

ative layer 

hardness, etc

are compa

ithic metalli

tallic glasse

                     拾參、201

stalline an

志青) 

與光電系 

T 

e thin films a

tures have 

clude the p

ass thin film

etc. The

film could be

60 degree) 

sharp/grade

lectronic o

ent efforts a

biomedica

ace hologram

m for optica

nd anti-micr

the interfac

thickness, 

c, are all of c

ared with 

c glasses. 

s, multilaye

                     3 年中國材

nd amorp

and metallic

attracted 

ure Zr, Cu, 

ms include t

interface 

e in sharp o

orientation

ed or flat/inc

r biomedic

nd progress

l applicati

m patterns f

al uses, bio-f

robial meta

ce behavior 

interface n

concern. Th

those of 

red laminat

     材料科學學會

hous 

c glass thin f

attention. 

Mg, Ag, Au

the model Z

between 

r graded na

 with respe

clined interf

cal multilay

s made on 

ions, inclu

for anti-forg

friendly me

llic coating,

and mecha

nature, inter

e characteri

the mono

ted compos

 

55 

會年會論壇

films 

The 

u, or 

ZrCu, 

the 

ture, 

ct to 

faces 

yered 

such 

ding 

gery, 

tallic 

, etc. 

nical 

rface 

istics 

lithic 

sites, 

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

56 
 

、2013 年中

requ

dev

amo

tem

failu

vario

Furt

supe

Ag-

wire

suff

furt

inte

bon

wire

app

pow

Keyw

 

B-

中國材料科

High P

Bonding w

uirements o

eloped by W

ount of ann

mperatures a

ure of ternar

ous currents

thermore, th

erior to the

alloy wires w

e and better

ficient interm

her reliabil

ermetallic co

nded packag

es have bee

plication in L

wer (LOP) by

 

words: Ag a

-5

科學學會年會

高

Performan

wires of Ag-

of high relia

Wire Techno

ealing twin

and a small 

ry Ag-Au-Pd

s, while thos

he durability

 Pd coated 

with formin

r than those

metallic laye

ity tests. T

ompounds i

ges. The hig

en verified i

LED package

y about 3.2 %

lloy bonding

會論壇演講

高性能銀合金

nce Ag-Al

國立台灣大

-Au-Pd terna

ability and 

logy Co. in T

s and exhib

heat affect

d wire are ne

se of binary 

y of both Ag

Cu wire. Fo

g gas, the u

e using Pd 

ers at the init

The Au wir

n contrast t

gh performa

n DDR II BG

e, they prov

%.    

g wire, anne

 

講

 

金線在電子

lloy Wires

莊東漢 

大學材料科學

 

ABSTRCT

ary alloy an

low electri

Taiwan. Both

bit high ther

ted zone af

ear those of

Ag-Pd wire 

g-alloy wires

or the wire b

units per ho

coated wire

tial as-bond

re bonded 

to the dimin

ance of both

GA IC packa

vide an extra

ealing twins,

子封裝之應

s for Electr

與工程學系

nd Ag-Pd bi

cal resistivit

h types of Ag

rmal stabilit

fter wire bo

f traditional 

are much h

s against the

bonding of I

our (UPH) ar

e. In additio

ded stage bu

packages 

nutive interm

h types of a

ages and 0

a benefit of 

, intermetall

用 

ronic Pack

nary alloy d

ty, respectiv

g alloy wires

ty during ag

onding. The 

Au wire afte

igher than t

e current stre

IC and LED 

re similar to 

n, the Ag-a

ut slow grow

reveal an 

metallics gro

annealing tw

605 LED pa

increasing t

ic compoun

kaging 

designed fo

vely, have b

s possess a l

ging at elev

mean time

er stressing 

those of Au 

essing are m

packages u

 those using

alloy wires s

wth rates du

overgrowth

owth in Cu-

winned Ag-

ackages. For

the light ou

nds, reliabilit

r the 

been 

arge 

vated 

es to 

with 

wire. 

much 

using 

g Au 

show 

uring 

h of 

-wire 

alloy 

r the 

utput 

ty. 



   

 
       
       
 
 

 

 “H

rese

have

enh

mic

cou

stru

and

On 

dev

both

elev

hard

HEA

app

slug

low 

thes

mul

such

rese

utili

 

Keyw

wor

B-

                     
                     

High-entrop

earchers sinc

e high mixin

ance the f

rostructure. 

ld provide a

ctural, elec

 oxidation-r

the respon

eloped from

h science a

vated-tempe

dmetals bas

A-derived h

plication-orie

ggish diffusi

electrical a

se are attra

ti-principal-

h as new v

earched. It c

zation of Ma

words: high

rld. 

-6 

                   
                   

Resear

py Alloys (HE

ce 1995. HE

ng entropy 

formation o

Countless 

a huge rang

ctrical, mag

resistant com

sibility as th

m the begin

and techno

erature HE

sed on HEA

high-entrop

ented deve

on, deform

and therma

active and 

-element eff

valuable me

can be con

aterials Wor

-entropy all

                   
                   

高熵材

rch Areas o

國立清華大

EAs)” has b

EAs are alloy

at the liquid

of solution-

combination

ge of micros

netic, high-

mponents. H

he initiator 

nning with a

logy. They 

EAs, gradie

As, thermal

y nitrides, 

elopment, b

ation and a

l conductiv

inspiring, w

fect not fou

dium-entro

cluded that

rld more and

loys, high-e

           
                     拾

 

材料之研究

of High-E

葉均蔚 

大學材料科學

 

ABSTRACT

become an e

ys that have

d state or ra

-type phase

ns of HEA c

structure, pr

-temperatu

However, the

of high-ent

an aim to re

include co

ent-hardena

 spray coa

carbide, 

basic scienc

nnealing te

vity, and hig

which is in

und in conve

opy materia

t HEA resea

d more com

ntropy mate

                     拾參、201

究領域 

ntropy M

學工程學系

T 

emerging fie

e at least fiv

andom state

es, and in 

composition

roperties an

re, wear-res

ey need to b

tropy alloys

eveal their f

orrosion-resi

ble HEAs, 

tings of HE

and oxide 

ce of HEAs

exture evolu

gh solution 

n fact origi

entional allo

ls are gene

arch could 

mplete. 

erials, high-

                     3 年中國材

aterials 

eld from the

ve major ele

e. High mix

general le

ns with diffe

nd possible 

sistant, corr

be mined in 

s, several ro

feasibility an

istant high-

highly w

EAs, hardfac

coatings. 

s are resea

tion, serrati

hardening 

nated from

oys. In addit

erated and 

let our und

entropy cer

     材料科學學會

e efforts of m

ements and 

xing entropy

eads to sim

erent proces

application

rosion-resis

an effective

outes have b

nd potentia

-strength H

workable H

cing HEAs, 

Besides t

arched such

on phenom

mechanism

m the merit

tion, side to

deserved to

derstanding 

ramics, mate

 

57 

會年會論壇

many 

thus 

y can 

mpler 

ssing 

s for 

stant, 

e way. 

been 

als in 

HEAs, 

HEAs, 

and 

hese 

h as 

mena, 

m. All 

ts of 

opics 

o be 

and 

erials 

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

58 
 

、2013 年中

優勢

11.2

億元

要性

降至

附加

此，

政策

之參

 

關鍵

B-

中國材料科

金屬材料產業

勢產業及新興產

2%，近 10 年

元，出口值為

性，關鍵材料進

若以附加價值

至 2011 年的

加價值率開始止

如何提升國內

本研究將針對

策發展動向，研

參考，齊力推動

鍵字：金屬材料

-7 

科學學會年會

金屬

金屬工業研

業關聯性大，

產業等所需的

產值 CAGR 達

4,816 億元

進口取代將有

值來看，國內

11.5%；相較

止跌回穩，主

內金屬材料產

對國內金屬材

研擬國內金屬

動國內金屬材

料、高值化、

會論壇演講

屬材料產業

魏嘉

研究發展中心

可帶動關聯產

的重要原物料

達 7.3%；以進

，屬於貿易逆

有利健全我國

內金屬材料產業

較於日韓，雖其

主要原因來自

產業附加價值

材料產業現況

屬材料產業高值

材料產業高值

、附加價值率

講

 

業高值化推

嘉民＊1、王俊

心  執行長室

 

ABSTRACT

產業持續精進

料。2012 年我

進出口貿易來

逆差的情況，

國金屬產業甚至

業附加價值率

其附加價值率

於研發投資增

值率已成為當前

況、問題與挑戰

值化推動策略

值化發展。 

率 

動策略與作

傑＊2 

＊1、金屬製程

T 

進發展與協助

我國金屬材料

來看，2012 年

而其所衍生

至製造業的整

率明顯偏低且

率也同樣呈現

增強，相對抑

前重要課題。

戰等議題進行

略與作法，期望

作法 

程研發處＊2 

助傳統產業轉型

產業產值達 1

我國金屬材料

的材料自主化

整體發展。 

且下滑，已從 2

現下滑之趨勢

制成本上揚所

 

行介紹，並參考

望能作為產學

型升級，也是

1.6 兆，占製

料進口值為 6

化等議題便有

2001 年的 20

，但其 2008

所帶來的衝擊

考主要標竿國

學研各界研發

 

是我國

製造業

6,240

有其重

0.4%

年後

擊，因

國家的

發方向



   

 
       
       
 
 

 

M

Co

evo

to c

real

diffr

den

cou

pea

shel

in a

the 

have

dyn

crys

met

expe

amo

defo

 

Keyw

diffr

B-

                     
                     

An in-sit

Molecular

ore-Shell C

Department

In-situ syn

lution of the

compression

-space loc

raction-patt

drites within

pled with th

k splitting i

ll of the den

ll three hkl-

diffraction 

e two group

amics mod

stal dendrit

tallic-glass 

eriments a

orphous ma

ormation, w

words: bulk

raction; mol

-8 

                   
                   

tu Synchro

r Dynamic

Crystal De

t of Chemica

Ap

nchrotron x

e crystalline 

n-unloading

cal micros

tern evoluti

n a stress lev

he transmiss

s originated

ndrites. Owin

-lattice plan

data. The f

ps of distinc

els are dev

es within t

matrix com

nd the sim

atrix and th

hich is the k

k-metallic-g

ecular dyna

                   
                   

otron X-ra

cs Simulat

endrites in

E-W

al and Mate

pplications, N

-ray experim

dendrites e

g cycles. Th

structure a

on in all t

vel about ha

sion electron

d from the c

ng to the fac

es, a double

itting result

t trends. Co

eloped to c

the bulk m

mposite. Th

mulated res

he crystallin

key for the d

glass compo

mics simula

           
                     拾

 

ay Measur

tion to Inv

n a Bulk-m

Wen Huang

erials Engine

National Ce

 

ABSTRACT

ments revea

embedded i

he concurre

arrangemen

three differ

alf of the bu

n microscop

chemical he

ct of the stre

e-peak deco

ts show that

omparing to

compare wi

macroscopic 

he complim

sults sugge

ne dendrite

ductility. 

osite; micro

ation 

                     拾參、201

rement an

vestigate t

metallic-gl

 (黃爾文) 

ering and C

ntral Univer

T 

aled the en

n a bulk me

ent tomogra

nts. We o

rent hkl-latt

ulk yield stre

py mapping 

eterogeneity

ess-induced

onvolution m

t the evolut

 the diffract

ith the obse

yield stren

mentary ens

est that th

es is import

o yielding;

                     3 年中國材

nd Compli

the Microy

ass Matrix

enter for Ne

sity 

semble-ave

tallic glass m

aphy spatia

observe th

tice planes 

ength. The ch

suggests th

y between th

d diffraction

method is a

tions of the

tion results, 

erved micro

ngth in the

semble-aver

he interface

tant to acc

in-situ syn

     材料科學學會

imentary 

yielding o

x Compos

eutron Beam

erage diffrac

matrix subje

ally resolves

he irrever

 of the cr

hemical ana

hat the obse

he core and

-profile split

applied to re

e splitting p

three molec

oyielding of

e Zr-based 

rage diffrac

e between 

commodate

nchrotron x

 

59 

會年會論壇

of 

site 

m 

ction 

ected 

s the 

sible 

ystal 

alysis 

erved 

d the 

tting 

efine 

peaks 

cular 

f the 

bulk 

ction 

the 

 the 

x-ray 

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

60 
 

、2013 年中

T

prop

are 

corr

bulk

imp

dev

char

Furt

and

inclu

swit

coat

dem

Keyw

biom

 

B-

中國材料科

Thin Film 

A new gro

perties diffe

already well

rosion and w

k metallic gl

provements 

oted to th

racteristics w

thermore, th

 thus deserv

In this talk,

ude (1) the 

tching prop

ting with 

monstrations

words: meta

medical too

-9 

科學學會年會

金屬

Metallic G

Ji

up of thin f

erent from c

l-known for 

wear resista

lasses (BMG

in specime

he TFMGs, 

which are no

hese TFMGs

ve to be reco

, I will prese

diffusion ba

erties for re

property 

s, you will fin

allic glass th

ls. 

會論壇演講

屬玻璃薄膜於

Glasses: Th

Biomed

nn P. Chu (朱

國立台灣科技

film metallic

conventiona

the high str

nces becaus

Gs) have gai

en sizes. On

despite th

ot readily ac

s have been

ognized in t

nt some wo

arrier for tin

esistive rand

enhanceme

nd that the T

in film, tin w

 

講

 

於電子與生

heir Prope

dical Appl

朱瑾), 特聘教

技大學材料科

 

ABSTRACT

c glasses (T

al crystalline

rength and t

se of the am

ned a great

n the other 

he fact tha

chievable wi

n progressiv

the field of t

orks on the 

n whisker m

dom access

ents for b

TFMGs are p

 

whisker, resis

生醫方面之

erties for M

ications

教授兼副研發

科學與工程系

T 

TFMGs) have

e metal film

toughness, 

morphous st

t deal of inte

hand, muc

at they ha

th other typ

vely used fo

hin film coa

following su

itigation in 

s memory (

biomedical 

potentially u

stive random

應用 

Microelec

長 

系 

e been repo

ms, though t

large elastic

tructure. In 

erest due to

ch less atte

ave many 

pes of metall

or engineeri

tings. 

ubjects usin

Cu/Sn coup

RRAM) app

tools. Wit

useful in thes

m access me

ctronic and

orted to ex

their bulk fo

c limits, exce

recent deca

o the substa

ention has b

properties 

lic or oxide f

ing applicat

g TFMGs. T

ples, (2) resi

plication and

h these t

se areas. 

emory (RRAM

d 

xhibit 

orms 

ellent 

ades, 

antial 

been 

and 

films. 

tions 

hese 

stive 

d (3) 

three 

M), 



   

 
       
       
 
 

 

Sou

邊實

(Sub

而建

研究

譜分

透 投

(SPM

溫變

析、

台。

 

關鍵

 

C-

                     
                     

國家同步輻射

rce, TPS)，將

實驗設施將興建

b-micron X-

建立之專用實驗

究工具包含二維

分析(X-ray Flu

投 射 式 顯 微

M-IV/NSOM

變溫樣品載台

光電特性及快

 

鍵字： 台灣光

-2 

                   
                   

TPS 次

射研究中心正

將於 2014 年

建七條光束線

ray Diffracti

驗站。此實驗

維及三維白單

uorescence)

術 (Projectio

M/SXSPM)。透

，期能快速對

快速臨場暫態

光子源、次微

                   
                   

次微米繞射

國家同步輻射

正在興建一座

年完成，2015

線實驗站供用

on Beamline

驗站將提供 1

單光勞厄繞射

、二維 X 光吸

on X-ray M

透過高倍率電

對非均質樣品

態特性做出整合

米繞射、勞厄

 

           
                     拾

 

射實驗站設

古慶順 

射研究中心材

 

ABSTRACT

座大型跨領域實

5 年開放給用

用戶在各領域進

e)乃其中一條

00 奈米以下

射結構分析(2D

吸收光譜影像

Microscopy)

電子顯微鏡(U

之三維度立體

合之分析與研

厄繞射、XMA

                     拾參、201

計、技術與

材料科學小組

T 

實驗設施：「台

用戶使用。配合

進行最尖端前

條光束線，並專

下之聚焦 X 光供

D/3D Laue D

像(X-ray Abso

及 各 式 表 面

HV-SEM)輔助

體結構、應力

研究，提供各領

AS 

                     3 年中國材

與應用 

組 

台灣光子源」

合此興建時程

前沿之研究。次

專為材料科學

供用戶進行微

Diffraction)、

orption Spec

面 及 光 電 特

助之樣品導引

應變、元素分

領域研究人員

     材料科學學會

(Taiwan Ph

程，TPS 第一

次微米繞射實

學領域之專家

微區分析，其

、二維 X 光螢

ctra/Images

特 性 掃 描 顯

引定位系統及

分佈、缺陷雜

員一站式的分

61 

會年會論壇

oton 

一期週

實驗站

家學者

其主要

螢光光

s)、穿

微 術

及高低

雜質分

分析平

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

62 
 

、2013 年中

短小

應用

臨場

特性

其中

分析

究成

等，

 

關鍵

 

C-

中國材料科

由於半導體製

小的方向發展

用有重要影響

場觀測為一重要

性，在需要精密

中的次微米繞射

析。本演講將就

成果，如目前電

希望能提供未

鍵字： X 光微

-3 

科學學會年會

同步輻

吳子嘉

國

製程技術的創

，但卻也因為

，若元件又受

要課題。同步

密分析的電子

射實驗站將提

就此光束線在

電子元件接點

未來用戶對同

微米繞射、電子

會論壇演講

輻射Ｘ光微

嘉、蘇建豪、徐

國立中央大學

創新以及使用

為尺度變小而衍

受到外加電場及

步輻射光源具

子構裝上正能

提供 100 奈米

在電子構裝的可

點中的錫於電遷

同步輻射 X 光

子構裝、電遷

 

講

 

微米繞射於

徐學賢、黃怡

學化學工程與

 

ABSTRACT

用者對電子產品

衍生新的可靠

及熱源等外力

有準直性高、

發揮所長。由

米以下之聚焦

可能應用進行

遷移作用下之

光微米繞設於材

遷移、錫晶鬚

電子構裝之

怡婷、陳灝、

材料工程學系

T 

品高效能的需

靠度議題。由於

力交互作用，如

、可連續調變

由於台灣光子

焦 X 光，且實驗

行分析與介紹

之微結構變化

材料應用之進

鬚 

之應用 

林伯誠 

系 

需求，電子元件

於材料的微結

如何利用儀器

、強度高及較

源即將於 20

驗站的設計適

紹，並分享建構

化，或是錫鬚晶

進一步的認識

件的尺寸正往

結構對於性質

器進行非破壞

較小的光源尺

014 年建置完

適宜進行臨場

構於既有基礎

晶生長機制之

識。 

往輕薄

質及其

壞性的

尺寸等

完成，

場微區

礎之研

之分析



   

 
       
       
 
 

 

3

leng

adva

mic

Base

spat

orie

we 

app

dev

 

Keyw

 

 

C-

                     
                     

D X-ray La

3D Laue m

gth-scale stu

anced focu

roscopy), an

ed on polyc

tial resolut

entation), an

describe th

plications of 

ice, etc in th

words: 3D L

-4 

                   
                   

aue Diffra

t

S. N

1Nation
2Advanced

icrodiffracti

udies of ma

using mirror

nd high-spe

chromatic h

ion, local 

d elastic str

he evolving

bulk mater

he beamline 

aue microdi

                   
                   

action Mic

the Advan

N. Hsiao1 (蕭世

nal Synchrot

 Photon Sou

on is a pow

aterials. Takin

rs, a depth

ed area dete

high penetra

crystalline 

ain can map

g ability of 

rials in fields

34-ID-E at t

iffraction, di

 

           
                     拾

 

croscopy f

nced Phot

世男), H. Y. L

tron Radiatio

urce, Argon

 

ABSTRACT

werful mater

ng advantag

h profiling t

ectors, 3D L

ating X-ray 

properties 

pped with su

3D Laue 

s of energy,

the Advance

ifferential ap

                     拾參、201

for studies

ton Source

Lee1, and W.

on Research

ne National 

T 

ial-characte

ge of the hi

technique (

aue diffract

source with

including 

ubmicron sp

diffraction 

 engineerin

ed Photon S

perture x-ray

                     3 年中國材

s of bulk m

e 

 Liu2 

h Center 

Laboratory 

erization too

igh brightne

(differential 

ion can be m

h submicron

phase, tex

patial resolut

microscopy

g, and adva

ource. 

y microscop

     材料科學學會

materials 

y 

ol for mesoc

ess of the X

aperture x

made practic

n point-to-p

xture (prefe

tion in 3D. H

y technique

anced electr

py 

63 

會年會論壇

at 

copic 

X-ray, 

x-ray 

cally. 

point 

erred 

Here, 

e for 

ronic 

壇演講



   

拾參、

 
 
 
 
 

64 
 

、2013 年中

Syn
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bea
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in a
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text
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thre

alloy
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Differential
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micron spat

all three d

ycrystalline, 

racteristics 

ture/orientat

ctromigratio

ee-dimensio

ys will be ad
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3D White 
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l-aperture X
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tial resolutio

dimensions. 
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ddressed. 
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元智大學化

X-ray micros
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 be mea
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of a multip

ographic ori

ue pattern, D
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ng-En Ho (何
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ABSTRACT

scopy (DAX

Z., Nature 4

Source, APS

o examine t
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AXM techni
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phase alloy 
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材料科學系

T 
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will be pre
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hoton Sour
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a DAXM s
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tion Resea
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析度

中令

以及

又比

圍—

越來

分析

 

C

                     
                     

三維原子探針

度的測量和分析

令人棘手的測量

及各種內介面(

比如沉澱相的尺

進入 2000

—從金屬到半

來越多的材料研

析技術之一，備

本講座涵蓋了

-6

                   
                   

三維

針顯微鏡(3D

析設備，能夠

量和分析方面

(晶界、相界

尺寸、分佈以

年以來，在一

導體、存儲介

研發人員所認

備受關注。 

了三維原子探

                   
                   

維原子探針技

DAP)，也稱為

夠同時給出材料

面的難題，特別

、多層膜結構

以及成份。 

一些關鍵技術

介質，到先進

認識，三維原子

探針的基本原

 

           
                     拾

 

技術在材料

翁軍 

CAMECA

 

ABSTRACT

為原子探針斷層

料內部結構的

別適合於研究

構中的層間介

術上的突破性

進材料（納米線

子探針已經和

原理以及在以上

                     拾參、201

料研究中的

T 

層分析術(AP

的三維形貌和

究納米尺度的

介面等)，例如

性進展，大大拓

線、量子阱）

和 TEM、SIM

上諸方面的最

                     3 年中國材

應用 

PT)，是一種具

和化學成分，專

的小結構(沉澱

研究元素在介

拓展了三維原

。時至今日其

S 等工具成為

最新應用。 

     材料科學學會

具有原子級空

專門應對材料

澱、團簇、GP 區

介面的偏聚行

原子探針的應

其強大功能已

為材料分析的
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、2013 年中

定於

站設

困難

的可

涉儀

建造

計。

 

關鍵

 

 

C-

中國材料科

此報告主要說

於 2016 年試車

設計概念。其中

難度，以及在達

可能性。另外

儀定位、多元螢

造團隊為了證實

 

鍵字： 奈米探

-7

科學學會年會

說明 TPS(Tai

車，目前於設

中實驗站主要

達到極限繞射

，除此之外，

螢光偵測器、

實技術上的可

探測 X 光實驗

會論壇演講

TPS 奈米探

國家同

wan Photon

設計階段。報告

要設計特徵是

射光點大小之

此實驗站企圖

同調繞射實驗

可能性，將進行

驗站、X 光螢光

 

講

 

探測實驗站

殷廣鈐 

同步輻射研究

 

ABSTRACT

n Source) 奈

告中主要說明

採用最新的光

時，增加工作

圖包含許多不

驗、穿透式 X

行測試系統的

光、X 光同調

站建造進展

究中心 

T 

奈米探測實驗站

明項目 1. 採用

光學元件，預

作距離，增加更

不同的技術，

光顯微鏡、In

的建造，此報告

調繞射、X 光穿

站目前開發的

用的光源 2.光

預期達到減少以

更多的空間以

如掃描式電子

n-situ 實驗環

告中也將討論

穿透影像 

的進度。此計

光束線設計 3

以往 KB 鏡組

以便加入更多

子顯微鏡、雷

環境等等。同

論此測試系統

計畫預

.實驗

組操作

多實驗

雷射干

同時，

統的設



   

 
       
       
 
 

 

分為

光吸

二類

源 X

包括

薄的

奈米

 

關鍵

C-

                     
                     

當 X 光奈米

為兩類。第一類

吸收光譜(n-XA

類則是包括了穿

X 光奈米探測

括繞射、吸收光

的樣品系統，偵

米探測設施的建

鍵字： X 光奈

-8 

                   
                   

X

米聚焦光束與

類稱為奈米分

AS)，奈米 X

穿透式 X 光顯

實驗設施，將

光譜學、影像

偵測奈米世界

建設，實驗方

奈米探測、台灣

                   
                   

X 光奈米探測

國家同

傳統的 X 光實

分析技術(nan

光繞射(n-XR

顯微鏡(TXM)

將提供具奈米

像學等將被直接

界裡的原子組

方法學的發展

灣光子源、半

           
                     拾

 

測在半導體

湯茂竹 

同步輻射研究

 

ABSTRACT

實驗技術結合

no-analysis)

RD)，奈米 X

)的 X 光顯微學

米解析力的多

接推進到解析

組合樣貌、化學

展，以及未來在

半導體元件

                     拾參、201

體元件之應用

究中心 

T 

合，將發展出

，包括奈米 X

X 光結晶學(n-

學(X-ray mic

樣 X 光探測技

析奈米尺度的

學與電子組態

在半導體元件

                     3 年中國材

用 

多種新的實驗

X 光螢光光譜

-crystallogra

croscopy)。興

技術，現有的

的不均勻（質

態等訊息。本

件與材料上的

     材料科學學會

驗技術，大致

譜(n-XRF)、奈

aphy)等技術

興建中的台灣

的 X 光實驗技

）材料、微小

報告將介紹

應用。 
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、2013 年中

新，

出 2

境促

程，

及公

副產

方案

製程

節能

 

關鍵

 

D

中國材料科

中鋼公司為追

成為值得信賴

2020 年之前的

促進委員會」進

主要行動方案

公司外部減碳

產物資源化附加

案；綠色成長強

程進行分析改善

能減排提供更有

鍵字： 鋼鐵業

-1 

科學學會年會

中

追求永續經營

賴的綠色鋼鐵

的能源環保行

進行運作。針

案包括(1)減碳

；低污染包括

加價值、以轉

強調綠色製程

善外，並透過

有效的長期解

業、永續經營

會論壇演講

中鋼能源

中國鋼鐵公司

營以符合綠色

鐵企業為其發

行動方案，並透

對既有製程進

碳、(2)低污染

括空、水、廢等

轉爐石進行海

程、綠色產品

過國際間鋼鐵

解決方案。 

、節能減排

講

 

源與環境之

張西龍 

司能源環境事

 

ABSTRACT

色潮流，在能源

展願景。在策

透過「能源環

進行節能減排

染、(3)綠色成

等層面，規劃

洋林牧場技術

、綠色夥伴、

業者之團隊合

、節能減碳、

策略規劃

務推動辦公室

T 

源環境方面，

策略上，兼顧

環境事務推動

排分析並規劃提

成長等。減碳

劃推動空污排

術開發、都市

、綠色事業、

合作，積極開

策略規劃 

室 

已訂定持續節

能源、環保及

辦公室」及「

提出未來節能

依執行範疇，

放減量、副產

污水回收再利

綠色生活等五

發二氧化碳突

節能環保及價

及經濟層面，

「中鋼集團能

能減排之作法

，區分為公司

產物零廢棄、

利用、海水淡

五綠。除針對

突破技術，期

 

價值創

勾勒

能源環

法與時

司內部

提升

淡化等

對既有

期能為



   

 
       
       
 
 

 

低噪

代能

向市

精進

端不

轉換

目前

關鍵

重要

 

關鍵

 

D

                     
                     

固態氧化物燃

噪音、低排放的

能源的關鍵能源

市場滲透及拓展

進，此一狀況極

不同的氧濃度差

換成燃料(Pow

前核研所在 SO

鍵核心技術；如

要課題。 

鍵字：固態氧化

-2 

                   
                   

SOFC

燃料電池(So

的優勢，為與

源產業技術；

展方向邁進。

極有利於 SO

差，可將氣體

wer to Gas)等

OFC 技術的研

如何將所開發

化物燃料電池

                   
                   

C 燃料電池

核能

lid Oxide Fu

與環境友好、節

；在 SOFC 技

目前資料顯示

FC 技術產業

體燃料的化學

等反應機構上

研發上，已掌

發的技術，持續

池、氣體至功

 

           
                     拾

 

池在發電系統

李瑞益 

能研究所 物理

 

ABSTRACT

uel Cell, SOF

節能減碳的熱

技術產業的發

示，歐美亞地

業化發展。SO

能轉換成功率

，因此在發電

掌握從粉末元件

續進行精進，

功率、功率至氣

                     拾參、201

統及儲能的

理組 

T 

C) 具有高效

熱點技術，已被

發展上，國際

地區油頁岩氣蘊

FC 使用全固

率輸出(Gas to

電及儲能系統

件至功率系統

，應用至發電

氣體、粉末至

                     3 年中國材

的應用 

效率、燃料多元

被公認為橋接

間正進入產業

蘊藏量豐富且

態的電解質膜

o Power)，或

統上，有著相當

統(from Powd

及儲能系統上

至功率 

     材料科學學會

元化、可模組

接石化能源至

業萌芽的階段

且開採技術不

膜，藉由陰陽

或利用功率將

當大的發展空

der to Powe

上，為後續研
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、2013 年中

(PAN

製備

與碳

進而

相同

可增

烯腈

電雙

裝。

oxid

膜於

的 IR

電後

以及

 

關鍵
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中國材料科

本 研 究 以

N-b-PEG-b-

備膠態高分子電

碳電極有絕佳搭

而低降電容器內

同。在 PAN 對

增進锂鹽解離程

腈鏈段的團聚

雙層電容器的儲

在鋰離子電池

de))與商用隔

於 30 C 及2

R drop 比液

後僅僅減少 1.2

及好的機械性質

鍵字： 膠態電
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高分

PEG (poly(

-PAN)為主體

電解質用於電

搭配性。本膠

內的串聯阻力

對 PEG 鍵長數

程度及傳遞锂

，也可形成一

儲能表現。此

池方面，本研

隔離膜 (Celga

20C 分別有

液態 Li/LiFePO

2%的電容。

質，可有效應

電解質、離子

會論壇演講

分子電解質在

國立成

(ethylene g

結構，搭配 D

電雙層電容器

膠態電解質在碳

力及質傳阻力

數目比為 24:1

锂離子進入碳

一離子通道促

此膠態電解質的

研究發展 P(EO

ard) 結合。由

2.810-3 及

O4 電池約少

此複合膠態膜

應用於放大化

導電率、超高

 

講

 

在電容器及

鄧熙聖 

成功大學化學

 

ABSTRACT

lycol) 及 PA

DMF (dimeth

器。直線性的

碳極電雙層電

力。隨著 PAN

下，可得到最

碳材孔洞中。P

促進離子傳遞能

的特色在於可

O-co-PO) (p

由於 P(EO-co

5.110-4 S c

44%。膠態

膜具有高導離

化的工業製程

高電容器、鋰

及鋰電池之

工程系 

T 

AN (poly(ac

hyl formamid

PAN-b-PEG

電容器中，高分

及 PEG 組成

最高的離子導

PEG 對 DMF

能力。PAN 及

可調控的機械

poly(ethylen

o-PO)的強力

cm-1 離子導

Li/LiFePO4 電

離子度、高電化

。 

鋰離子電池 

應用 

crylonitrile)) 

de) 塑化劑及

-b-PAN 具有

分子結構可促

比例不同，離

導電度為 1.1x1

有極佳的解離

及 PEG 的協同

械強度，適用於

e oxide)-co

ion-solvatio

電度。此膠態

電池非常穩定

化學穩定性、

的 複 合 高

及 LiClO4 電解

有高離子傳導

促進離子的移

離子傳遞能力

10-2 S cm-1。

離性，可避免

同效應可有效

於工業化捲對

o-poly(propy

on ，此複合

態 Li/LiFePO4

定，在 150 圈

、高鋰離子遷

分 子

解質，

導力，

移動，

力也不

PAN

免聚丙

效提升

對捲組

ylene 

合膠態

電池

圈充放

遷移數



   

 
       
       
 
 

 

用能

汽油

車行

展。

主要

化與

其中

公司

事件

的發

顯示

 

關鍵

 

D-

                     
                     

1 國立

在全球節能減

能源，根據日本

油引擎車輛行駛

行駛）之排放量

根據該研究機

要的挑戰：在於

與充電基礎建設

中，電池成本下

司被大陸萬向公

件對電動車產業

發展，但是電動

示著產業的光明

鍵字：電動車
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*

立中央大學化學

減碳的趨勢下

本 Japan Au

駛能量消耗是

量為電動車（

機構預估，2

於安全性與成

設普及化等，

下降、技術與

公司收購事件

業未來發展之

動車的普及商

明前景。 

、鋰電池、電

                   
                   

電動車用

*費定國 1,2 卓

學工程與材料

下，電動車輛

utomobile Re

是電動車的 3

（電能轉換）

015 年電動車

成本價格、電池

這些問題皆與

與安全性提升

件，以及美國

之影響。雖然汽

商用化尚需一

電池技術 
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用電池技術

卓永達 1 林逸

料工程學系  

 

ABSTRACT

可有效地減少

esearch Inst

3 倍，另外在

的 4 倍，因

車銷量將達四

池技術與品質

與電池的材料

升，為電動車商

國 Tesla 電動車

汽油價格的居

段時間，不過

                     拾參、201

術與挑戰 

逸全 1 黃楷斌

2 倍特利能源

T 

少溫室氣體排

titute, JARI, F

在 CO2 的排放

因此各國政府都

四百五十萬輛

質、政府政策

料、設計、電池

商用化之關鍵

車成為 2013

居高不下和政府

過宏觀的經濟

                     3 年中國材

1 

源科技股份有限

排放，改善生活

FC．EV Cent

放，汽油引擎

都以政策協助

。目前電動車

推動與補助、

池模組、整車系

鍵。本報告也將

年全球電動車

府財政補貼加

形勢及產品的

     材料科學學會

限公司 

活環境，妥善

ter 的調查，

擎車輛（每公

助電動車產業

車用電池發展

、充電站規格

系統等相互關

將分析美國 A

車銷售亮點，

加速了電動車

的投資報酬率
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D
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定置型燃料電

為加強推動我國

今已建置總數達
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工業
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電池發電系統
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關
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業技術研究院

電廠、汽機車
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、家庭、手機

廣的角度觀之

台灣在氫能應

民眾生活，陸續

電系統，這些

濟部能源局表

期市場技術，

朝向低碳社會
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展現況與趨勢

能生態系統中

T 

機、筆記型電

之，同時衡量我

應用上，最有

續輔導我國企業

些產品包含定

表示，藉由輔導

，促進新產品

與低碳城市邁

、定置型發電

勢 

中心 

腦等用途，在

我國現有的產

利基的發展方

業建置「燃料

置型發電機

導業者建置燃

開發，加速我

邁進。 

電機 

在各先進國家

產業聚落及研

方向。經濟部

料電池發電系統

、備用電力、

燃料電池發電

我國燃料電池
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據日本技術系統
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議題、全球暖化

三大關鍵零組件

動車成本 1/3

客題。根據日本

電池的市場需求

面，根據 TM(

8 年儲電系統

於電動車、3C

未來儲能元
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動力電池與材料

電池/鈉離子電
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~1/2，因此發

本資訊技術綜
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儲能

工

與平板電腦是

智慧化等功能
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至 2016 年的 7
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力電池模組(含

發展具有高安

綜合研究所(II
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電子產品與儲
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挑戰點，來解決

源儲電系統。
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能，使得 3C 整

年 Q2 的調查報
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展更為節能、

含 BMS)、動
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Wh;預估 202
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決新型儲能元
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動力控制系統

與高能量動力電

年 Q2 的調查報

20 年將成長

年再生能源儲

需要開發高能量

安全、(3)低價
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能新陶瓷材料

初期研究階段

SOFC 商業化

離子傳導機制

將探討影響質

提出國內發展

燃料電池 

P-SOFCs)之

與工程研究所

T 

的發展深具潛

在定置型燃料

的選擇上容忍

料電池發展的

之固態氧化物
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備 

           

論
楊渝絜、李俊
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異質結構於軟性塑
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als with Refined
ent Addition 
應 
點接合強度影響

udy on the O Va
arge Trapping/
s 

膜之研究 
原位紅外線光譜研
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Oliver I. Wag
邱音婷、許學

料-HA
0 

論
朱秀暖、陳永

盧榮宏、莊修
陳柏穎 
高文顯、施冠

                     伍、2013 年
論文作者 

永堂、陳引幹 

三元 

秀、張源清、陳

秀、陳右穎、 廖

三元 

聖、廖邦傑、陳

偉志、王木琴、黃
傑、陳三元 

秀、陳三元 

霽倫、黃志青 

瑋、宋育儒 
文星、林惠娟、王

偉志、王木琴、黃
子威 

瀚文、鍾仁傑 
文彥、鍾仁傑 
馨惠、楊永欽 

子威 

-Jen Yen,  
o, Mu-Huan Lee
ang and  
Chen  

詠智、郭紹偉 

Hu, Gong-Her W
ner, Ta-Jen Yen

學全、何文福、鍾

論文作者 
永逸 

瑞、林禹助、羅

冠宇、王嘉賢 

     年材料年會
第

成功大

交通大

陳三元 交通大

廖文霖、
交通大

交通大

陳三元 交通大

黃宏欣 正修科
交通大

交通大

中山大

高雄應
王木琴 成功大

黃宏欣 正修科
清華大
樹人醫

台北科
台北科
台北科

清華大

e, 
清華大

中山大

Wu, 
n 

清華大

鍾啟仁 中臺科

第
臺灣海

羅振瑋、
明志科

建國科

 
           

97 

論文發表時
第一作者單位 

大學 

大學 

大學 

大學 

大學 

大學 

科技大學 
大學 

大學 

大學 

應用科技大學 
大學 

科技大學 
大學 
醫護管理專科學校

科技大學 
科技大學 
科技大學 

大學 

大學 

大學 

大學 

科技大學 

第一作者單位 
海洋大學 

科技大學 

科技大學 

                     

時程表

校



   

拾伍

發
發
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伍、2013 年

論文編號 

HA-004 具

HA-005 M
HA-006 球
HA-007 組

HA-008 化
HA-009 電
HA-010 高

HA-011 改

HA-012 改

HA-013 氮

HA-014 
以
研

HA-015 
C
fi

HA-016 
藉
熱

HA-017 電

HA-018 氮

HA-019 
3
耐

發表時間：
發表地點：

論文編號 
SM-001 銀

SM-002 使
SM-003 使

SM-004 4

SM-005 加

SM-006 
熱
影

SM-007 S

SM-008 以
SM-009 40

SM-010 
富
硬

SM-011 
時
之

SM-012 
T
形

SM-013 
T
活

SM-014 LZ

年材料年會

具硬度梯度薄膜之

MoSi2 基合金鋁化
球墨鑄鐵塗覆鎳鋁
組合式共濺鍍法製

化成液對稀土鎂合
電解液於製備純鋁
高機械強度與優異

改變中介層層數對

改良式高密度電弧

氮氣壓力對 CrN

以磁控濺鍍法製備
研究 

haracterization
lms deposited 

藉由成分控制增進
熱性質 

電鍍法製備功能性

氮硼化鈦/氮硼化
-硫丙基三乙氧基

耐腐蝕膜 

10 月 19 日
工程三館（

銀基填料紅外線硬

使用異質填料紅外
使用非晶質鎳基填

10 不銹鋼閘板裂

加熱爐導燃裝置斷

熱處理對 MAR-M
影響 

n 對 Fe-Cr-(Ni)

以 NbTaTiZr 為基
00 系不鋼耐蝕行

富鎳 Ti48.7Ni51.3 及
硬度之研究 

時效對富鎳 Ti48.7

之研究 
i50.56Ni39.38Cu9.83

形狀記憶效應之研
i50.61Ni39.39Cu9.83

活化能之研究 

Z141 鎂鋰合金

 
       

會論文發表時

論文題

之活塞環鍍膜研究

化改質之高溫腐蝕
鋁塗層後之高溫氧
製備鋁鉻氧化物

合金皮膜長成機制
鋁表面陽極化之抗
異抗蝕性之奈米結

對於類鑽碳鍍層

弧離子製程改善

薄膜表面粗糙度

備多元(TiVCrZrT

n of TaN-(Ag,Cu
on PEEK 

進 ZrCuNiAl 金屬

性三價鉻 Cr-C 合

化鉻基質奈米多層
基矽烷/甲基丙烯

鋼
日（星期六
（機械館）

論文題
硬銲接合 Ti50Ni5
外線硬銲接合 Ti
填料硬銲 316 不

裂紋分析與成因探

斷裂破損分析 

M247 鎳基超合金

合金抗蝕能力影

基礎的高熵合金之
行為研究 
及 Ti48.4Ni51.6 形狀

Ni51.3 及 Ti48.4Ni

3Si0.23 形狀記憶合
研究 

3Si0.17 形狀記憶合

Portevin–Le Ch

                 

時程表

題目 

究 

蝕探討 
氧化與顯微結構
薄膜對機械性質

制及耐蝕性影響
抗腐蝕研究 
結晶質鎳鎢磷合

之磨潤性能研究

TiAlN 硬膜之表

度與機械性質之影

Ta)N 薄膜結構與

u) nanocompo

屬玻璃薄膜之機

合金鍍層之研究

層薄膜之製備與性
烯酸甲酯複合材料

鋼鐵與非
六）09：00

1 樓 

題目 

50 與 Invar 合金

50Ni50 與 Invar 合
不銹鋼之研究 

探討 

金單方向凝固之

影響研究 

之超導性質研究

狀記憶合金時效後

51.6 形狀記憶合金

合金箔帶時效後

合金箔帶之結晶

hatelier 效應之研

                 

構 
質影響之研究 

響之研究 

合金 

究 

表面粗糙度 

影響 

與機械性質 

site thin 

械性質與 

性質研究 
料製備 

非鐵金屬
0 ~ 12：00

合金 

之高溫機械性質

後之相變態與

金性能最佳化

硬度及 

溫度及和 

研究 

           

論
陳溪山、楊智
翁鋕榮、謝景

開  物、周鈺
林盟斌 
張鈺菱、陳驄

洪廷東、錢俊
蔡維霖、黃彥
陳黼澤、林招

高文顯、張沅
梁志豪、蔡恆
王偉仁、楊智
梁志豪、蔡恆
王偉仁、賴俊

紀家興、林建
張子欽 
謝章興、蘇佑
邱政洵 

李  恩、許凱

呂承恩、許宏
葛明德 
蔡旺廷、李志

呂仰欽、黃振

材料-SM
0 

論
張永興、薛人

張永興、薛人
徐政和、陳文

張癸森、陳孟

張癸森、陳孟

薄慧雲、魏肇
王惠森、郭振
李  芃、詹益

吳克元、劉宗
張家豪、吳承

何建陞、簡  

何建陞、簡  

賴俊宇、陳志

賴俊宇、陳志

楊智盛、吳錫

論文作者 
超、周玉賢、王

景長、陳超明 

鈺峰、何昱瑾、陳

驄允、張哲維、翁

俊宇、廖芳俊 
彥誌、薛文景 

松 

沅翰、楊宗瑋、王
毅、王偉霖、蔡
超 
毅、蔡怡迦、王

俊輝、楊智超 

成、吳亭寬、鄧

台、林盈潔、李

凱傑、杜正恭 

華、侯光煦、劉

志偉、徐立奇 

振球、周子翔 

M 

論文作者 
人愷、吳錫侃、陳

人愷、吳錫侃、陳
文祥、薛人愷 

孟宏、許峰彰 

孟宏、許峰彰 

男、葉安州、何
振明 
益愷、陳瑞凱、吳

宗翰、陳瑞凱、吳
承恩、李柏志 

甄、吳錫侃 

甄、吳錫侃 

志軒、吳錫侃、李

志軒、吳錫侃、李

侃、王昕愷 

第
王順輝、

工業技

陳依婷 臺灣海
中山科

翁明壽 東華大

大葉大
台北科
台灣大

王嘉賢 建國科
蔡怡迦、

工業技

王偉霖、
工業技

鄧奕煒、
勤益科

李  泉、
明志科

清華大

劉益銘、
國防大

明志科

元智大

第
陳嘉彬 台灣大

陳嘉彬 台灣大
台灣大
台灣中
煉製研

台灣中
煉製研

何為彬、
義守大

吳振名 清華大

吳振名 清華大
金屬工

台灣大

台灣大

李宗縉 台灣大

李宗縉 台灣大

台灣大

 

第一作者單位 

技術研究院 

海洋大學 
科學研究院 
大學 

大學 
科技大學 
大學 

科技大學 

技術研究院 

技術研究院 

科技大學 

科技大學 

大學 

大學 

科技大學 

大學 

第一作者單位 
大學 

大學 
大學 
中油股份有限公司
研究所 

中油股份有限公司
研究所 

大學 

大學 

大學 
工業研究發展中心

大學 

大學 

大學 

大學 

大學 

司

司

心



   

       
 

 

論文編號 

SM-015 不
SM-016 熱
SM-017 回

SM-018 以

SM-019 金
SM-020 80

SM-021 
分
界

SM-022 摩

SM-023 
添
機

SM-024 以

SM-025 以

SM-026 A

SM-027 超

SM-028 以

SM-029 摩

SM-030 軋

SM-031 梯

SM-032 
以
影

SM-033 先
SM-034 不

SM-035 熱

SM-036 冷

SM-037 
摩
拉

SM-038 
Te
St

SM-039 
A
St

SM-040 不

SM-041 B

SM-042 鈦
SM-043 由
SM-044 第

SM-045 Is
SM-046 薄

SM-047 C

SM-048 高

SM-049 模

                     

不同應變速率對
熱氫製程對 Ti-6A
回火熱處理參數對

以 EBSD/FIB/AFM

金屬粉末射出成形
00℃時效熱處理

分析合金型銅鈀打
界面反應 
摩擦攪拌銲接參數
添加富鑭、富鈰稀
機械性質之研究 

以即時中子繞射觀

以低電流密度製備

AlxCoCrFeNi 高熵

超合金熱加工製程

以電化學加工法製

摩擦攪拌銲接鋁銅

軋延銅箔冷軋退火

梯度硬度 AlCrFe

以電阻式熱處理進
影響的研究 

先進耐熱鋼合金開
不銹鋼 316L 表面

熱浸鍍鋅鋼板之鍍

冷卻方式對於鋼材
摩擦攪拌 LZ91-純
拉伸機械性質研究
ensile Microfra
teel 

A Molecular-Dy
train-Rate-Effe

不同熔煉方式對調

i-Sn-xTi 低溫活

鈦合金抗高溫氧化
由蛇紋石中製備磁
第一原理輔助相圖

sothermal Pear
薄鋼胚連鑄模內部

u-Ti-Zr-Ni-Si 非

高硬度特殊合金材

模擬焊接對真空鑄

                   

論文題

LZ141 鎂鋰合金
Al-4V 合金相變化
對 M2 高速鋼顯

M 微區分析鉬不

形之 SUS 316L 零
理對含銀 2205 雙

打線與鍍鈀/金銅

數對 5052 鋁合金
稀土之 Mg97Zn1

觀察高溫鎳基合金

備低內應力之鎳錳

熵合金之高溫結構

程參數對微結構變

製作 420 不鏽鋼

銅之微觀組織解析

火製程與導電率

MnMoNi 特殊合

進行精微黃銅線材

開發 
面電化學氮化在燃

鍍鋅層厚度對電

材機械性質之差
純鋁異質合金接合
究 
cture in an Ultr

namics-Simula
ect of a Nickel-a

調控 AlxCoCrFeN

活性焊料之合金設

化塗層研究 
磁鐵礦之性質探討
圖計算建構鈮錸

litic Transforma
部流場與熱場分析

非晶質合金之性質

材料之研發 

鑄造 17-4PH 不鏽

                   

題目 

金機械性質影響之
化及抗蝕性能影
微組織之影響

不同結晶平面之濺

零件添加矽改質
雙相不銹鋼顯微組

銅打線在 HTST 下

金機械性質及微

1RE2 擠製合金顯

金疲勞行為 

錳合金電鍍層研

構與高溫機械性

變化之研究 

鋼微透鏡陣列模仁

析及拉伸機械性

之研究 

合金製作與特性

材退火其顯微組

燃料電池金屬雙極

阻點銲的金相組

異性研究 
合之微觀組織解

ra-Low Carbon

ation Study on t
alloy System 

Ni 高熵合金微結

設計及接合特性研

討 
二元系統熱力學

ation in Superb
析之物理模型及

質研究 

鏽鋼時效後之機

                     

之研究 
影響 

濺鍍產額 

質之研究 
組織變化 

下與鋁墊的 

觀組織影響 
顯微結構與 

研究 

性質研究 

仁之研究 

性質研究 

分析 

組織及相關性質

極板的應用 

組織研究 

解析及 

n Bainitic 

the 

結構之影響 

研究 

學模型 

bainite Steels
及數值模擬研究

機械性質之影響
 

                     拾伍
論

楊智盛、吳錫
王樂民、陳哲
彭元霖、林子

黃宏勝、洪胤
簡世森 
張學祖、王玉
陳俊宏、林東

傅丞逸、徐儀

陳金福、曾天

林柏翰、徐萩

巫柏翰、黃爾
, Stefanus Ha
鄭冠暉、陳黼
王偉仁、王偉
梁志豪 

賴竣暉、王偉
梁志豪 
蔡怡迦、王偉
梁志豪、楊智
江曉均、楊崇

謝少棟、鄧茂
周育賢、翁鋕
謝景長、王順

陳皓隆、曾昱

方皓賢、葉安
謝合彥、王文
林非錯、郭聰
劉政緯、郭治

張家豪、吳承

陳群明、楊崇

邱傳聖、彭煥

黃育立、劉熙

王偉霖、王偉
梁志豪、楊智
王偉霖、蔡怡
梁志豪、楊智

張孝慈、洪胤
林鈺婷、張裕
吳舒昌、鄭祺

蔡宇庭、黃慶
洪敏雄、黃文
謝佩汝、黃冠
陳秉棋、洪祺

翁鋕榮、周育
陳超明、謝景
李勝隆、薄慧

                     伍、2013 年
論文作者 

侃、王昕愷 
哲皜、蔡智仁 
子堯、黃聖堯、林

庭、邱軍浩、董

玉瑞 
東毅 

儀珊、范駿威、郭

天佑、蘇俊仁、呂

萩驊、王建義 

爾文、黃育立、曾
arjo 

黼澤、李春穎、林
霖、蔡怡迦、賴

霖、王偉仁、蔡

霖、王偉仁、賴
超 
煒 

茂英 
榮、陳超明、陳

順輝、楊智超 

昱閔、吳千怡、古

安洲 
文琳、藍兆禾 

源、林煥章、李
治華、韓宗仁 

承恩、王柏翰、黃

煒 

煥之、黃慶淵、楊

熙堯、黃爾文 

仁、蔡怡迦、賴
超 
迦、王偉仁、賴
超 

胤庭、潘永村 
裕煦 
祺霖、張  傳、林

慶淵、楊哲人 
文星、陳學民 

杰、張育銘、鍾
祺雯 

賢、楊智超、陳
景長、王順輝 
慧雲、柯涼友、張

     年材料年會
第

台灣大
國防大

林東毅 高雄大

董寰乾、
中國鋼

台北科
高雄大

郭瑞昭 成功大

呂承祐 金屬工

東華大

曾宇賢 
中央大

林招松 台北科
賴峻暉、

工業技

蔡怡迦、
工業技

賴竣暉、
工業技

虎尾科

工業技
陳溪山、

工業技

古揚豪 高苑科

清華大
工業技

李建賢、
南台科

黃仁佑 金屬工

虎尾科

楊哲人 元智大

中央大

賴竣暉、
工業技

賴竣暉、
工業技

中國鋼
台北科

林士剛 成功大

台灣大
成功大

鍾璨蔓、
義守大

陳溪山、
工業技

張哲瑋 中央大
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論文發表時
第一作者單位 

大學 
大學 
大學 

鋼鐵股份有限公司

科技大學 
大學 

大學 

工業研究發展中心

大學 

大學 

科技大學 

技術研究院 

技術研究院 

技術研究院 

科技大學 

技術研究院 

技術研究院 

科技大學 

大學 
技術研究院 

科技大學 

工業研究發展中心

科技大學 

大學 

大學 

技術研究院 

技術研究院 

鋼鐵股份有限公司
科技大學 
大學 

大學 
大學 

大學 

技術研究院 

大學 

                     

時程表

司

心

心

司



   

拾伍

 
 
 
 

100 
 

伍、2013 年

論文編號 

SM-050 A

SM-051 熱

SM-052 鎂

SM-053 添

SM-054 銅
SM-055 使

SM-056 
A
Fe
O

SM-057 鋼

SM-058 時
SM-059 T

SM-060 微

SM-061 
以
顯

SM-062 
Ef
te
su

SM-063 γ(
SM-064 利

SM-065 鉻

SM-066 鎢

SM-067 
添
影

SM-068 連

SM-069 
In
la

SM-070 析

SM-071 
不
機

SM-072 
50
研

SM-073 熱

SM-074 
以
44

SM-075 S

SM-076 前

SM-077 採

SM-078 
Ef
th
S

SM-079 
不
太

SM-080 無

SM-081 熱

年材料年會

A6061-C10100 真

熱處理與塑性變形

鎂合金 AZ61 熱變

添加鐵元素對銅基

銅元素添加對 20
使用即時繞射研究
A Study on Effec

e-30Mn-6Si-5C
Observing Fract

鋼胚邊部凹凸度對

時效前預先冷加工
i-6Al-4V 機械性

微量錳、鋅對 Al-
以連續滾軋接合(A
顯微結構及機械性

ffects of adding
emperature oxi
uperalloy 

(Ni,Fe)相含量變
利用累積滾軋法(A

鉻含量變化對 Fe

鎢含量變化及機械
添加 Mo 與 Ni 對
影響 
連續式不銹鋼箔材

nterfacial analy
aser spot welde

析出及散佈複合強

不同熱均壓參數對
機械性質之影響 

052 鋁合金氣體
研究 
熱軋鋼帶銲接冶金
以 Thermal Cal 模

40A 麻田散鐵系

US 304 不銹鋼應

前處理對無氧銅真

採用鋁基填料之鈦

ffects of Coolin
he Creep Behav
uperalloy 

不銹鋼基板上製備
太陽能吸收膜之應
無氧銅與聚醯亞胺

熱軋析出對極低碳

 
       

會論文發表時

論文題

真空硬銲之擴散

形對 SP-700 鈦合

變形組合關係分析

基非晶質合金機械

00 系不銹鋼之機
究鋁銅合金析出相
cts of Tantalum
Cr-0.15C Shape
ture Surface Mo

對線縫影響之有

工對 ZK60+2wt
性質之研究 

-4.6Mg 鑄造合金
ARB)方式製造 A

性質研究 
g 1% of alumin
idation behavio

變化對重鎢 ODS 
ARB)強化 304 不

CrW 氧化物散佈

械合金製程對 Fe
對 Fe-Mn-Si-Cr 合

材電解拋光評估 

ysis of the ex-sit
ed Zr-based bu

強化型燒結銅合金

對 CM247LC 鎳

體鎢極電弧銲對接

金與性能改善之研
模擬相圖及示差

系不銹鋼熱處理程

應變引致麻田散

真空硬銲之影響 

鈦合金 Ti-6Al-4V

ng Rates after S
vior of Directio

備三氧化二鐵(Fe
應用 
胺在六軸低溫樣

碳烘烤硬化鋼機性

                 

時程表

題目 

散層性質研究 

合金微結構與機

析 

械性質影響之探

機械性與抗菌性影
相在熱處理過程

m Addition in th
e Memory Alloy
orphology 

限元素分析 

.%Li 鎂合金之時

金機械及腐蝕性
A1/LZ91 多層複

num on the hig
or of CM-247 L

合金之影響 
不鏽鋼之研究

佈強化合金之影響

e-9Cr ODS Allo
合金形狀記憶性

tu reinforced p
lk metallic glas

金之設計與開發

基超合金擴散接

接銲件疲勞性質與

研究 
掃描熱量分析儀

程序之研究 

鐵變態之麻田散

V 真空及氣氛硬

Solution Heat T
nally Solidified

e2O3)薄膜於選擇

品操縱平台上之

性之影響 

                 

機械性質之影響

探討 

影響研究 
程之演變 
he 
y by 

時效硬化影響 

性質之影響 
複合材料之 

h 
LC Ni-based 

響 

oy 之影響 
性能與抗蝕性之

phase of a 
ss composite

發 

接合微組織及 

與壽命評估之

儀建立改良式

散鐵含量分析 

硬銲研究 

Treatment on 
d CM-247LC 

擇性高溫 

之應用 

 

           

論
李義剛、鄭宇
楊智綱、賀克

李勝隆、潘昆
吳政道、吳泓
王偉仁、蔡怡
謝佩汝、陳秉
黃冠杰、曾寶

黃荐苰、蔣承
温明憲、曹正

陳建宏、林新

李宗翰、黃仁
陳勇全 
李韋易、王建
翁文彬、吳維

陳毅灃、李勝

吳峻豪、王建

邱茂盛、簡賸

李鎮谷、王富
余仲皓、王富
王富生、王柏
陳俊良 

王柏堯、王富

徐嘉慶、劉玟

鄧茂英、周雅

王惠森、陳厚
辜振旺、李偉
辜振旺、王惠
徐正恩、吳崇
王惠森、郭妍
薄慧雲、倪國

莊信祥、林  

姬俊宇、陳建

王惠森、李家

陳志冠、陳建
李義剛、陸宗
祈  凌 
李義剛、林亮

邱茂盛、葉安

溫文福、吳信
鄭金祥 
邱昭智、鄭澄

蔣龍仁、陳宗

論文作者 
君、林俊舜、陳

克勤、吳典黻 

嵩、聶若光、薄
瑜、朱峰君、廖

怡迦、邱垂泓、林
棋、張育銘、鍾

寶瑾 

承學、黃建芯、黃
正熙、洪意鈞、黃

智、林昆明、陳

佑、楊順傑、黃

建義 
維洋、丁子安、江

勝隆、薄慧雲、曾

建義、徐萩驊 

賸瑞、葉安洲、郭

生、陳俊良 
生、陳俊良 
堯、曾啟源、李

生、陳俊良 

玟郡、林新智、林

雅靜 

光、鄧憲清、林
偉豪 

森、蘇彥宗、陳
勇 
伶、郭振明、吳
裕、廖健鴻 

暉、黃俊仁 

建宏、郭聰源 

民、周煒筌 

建樺 
傳、蔡明樺、劉

亮東、林俊舜、鐘

安洲、簡賸瑞、郭

賢、鐘世賓、李

澄懋、王端正 

宗榮 

第
陳裕德、

大葉大

薄慧雲 中央大
廖經皓、
林明潔 

中華大

鍾璨蔓、
義守大

黃金川 金屬工
黃爾文 中央大

陳怡潔 台灣大

黃建芯、
金屬工

東華大
江振華 龍華科

曾有志 中央大

東華大

郭振明 義守大

東華大
東華大

李重毅、
東華大

東華大

林昆明 逢甲大

工業技

林東毅、
義守大

陳厚光、
義守大

吳文漢、
義守大

中央大

中龍鋼

義守大

正修科
劉全輝、

大葉大

鐘清旗 大葉大

郭振明 義守大

李茂順、
東方技

國家同

中國鋼

 

第一作者單位 

大學 

大學 

大學 

大學 

工業研究發展中心
大學 

大學 

工業研究發展中心

大學 
科技大學 

大學 

大學 

大學 

大學 
大學 

大學 

大學 

大學 

技術研究院 

大學 

大學 

大學 

大學 

鋼鐵股份有限公司

大學 

科技大學 

大學 

大學 

大學 

技術學院 

同步輻射研究中心

鋼鐵股份有限公司

心

心

司

心

司



發
發
 

   

       
 

 

論文編號 

SM-082 
Im
C
C

SM-083 Q
SM-084 中

SM-085 高
SM-086 軋
SM-087 反

SM-088 鎳

SM-089 改

SM-090 PV

SM-091 微
SM-092 20
SM-093 鋁

SM-094 無

SM-095 
硼
影

SM-096 不

SM-097 鋯

SM-098 硼

SM-099 T9

SM-100 表
SM-101 氧

SM-102 
摩
機

SM-103 
超
接

發表時間：
發表地點：

論文編號 

CM-001 複

CM-002 複

CM-003 以

CM-004 碳

CM-005 甘

CM-006 石

                     

mproving the T
u-Zr-Ti Thin Fil
ontrol of Cu/Z

Quenching and 
中鋼鐵鎳基超合金

高碳盤元線材伸線
軋延與退火製程對
反覆式熱機處理對

鎳基超合金 C-27

改良麻淬火應用於

VP 高分子淬火液

微米與奈米粒徑尺
024 與 6061 鋁

鋁合金壓鑄件之熱

無毒鈦基金屬玻璃

硼碳元素對鐵基非
影響之研究 

不同製程對鋯基非

鋯基金屬玻璃鍍膜

硼和氮含量對鋯基

92 合金異種銲件

表面潔淨對熱處理
氧化物對熱浸鍍鋅
摩擦攪拌製程製造
機械性質研究 

超音波對活性軟銲
接合強度影響 

10 月 19 日
工程五館 1

複合金屬材料電磁

複合式熱敏塗層應

以酮基為介晶基液

碳纖維複材之抗衝

甘蔗渣複合材料之

石墨烯/聚乙烯醇

                   

論文題

Thermal and Me
lm Metallic Gla
r Ratio 
Partitioning Pr

金熱軋捲開發及機

線時之不同型態
對鉬板顯微組織與
對 316L 不銹鋼硬

76 板材之實驗室

於鋼料熱處理之研

液應用於降低鋼

尺寸之銲接活性劑
合金析出行為對

熱處理起泡分析 

璃應用於生醫駐植

非晶質鋼材玻璃

非晶質合金破裂

膜手術刀切削耐久

基金屬玻璃薄膜性

件碳遷移之研究 

理後 7075 鋁合金
鋅鐵鋁阻障層成
造細晶 Cu-37%Z

銲接合 7075 鋁合

日（星期六
1 樓 

論文題

磁屏蔽效應之研究

應用在鋰電池結構

液晶環氧樹脂之合

衝擊性能比較分析

之探討 

醇奈米複材之製程

                   

題目 

echanical Prop
ss via Concent

rocessing of 3M
機性與微組織解

介在物的演化
與集合組織之影

硬度與耐蝕性之影

室開發 

研究 

料淬火變形之研

劑研究 
對尺寸之影響 

植物之合金設計

形成能力、熱性

韌性影響之研究

久度之研究 

性質之影響研究

金裸材機械性質
長動力學的影響
Zn 合金之顯微組

合金之界面反應

複合
六）09：00

題目 

究 

構上之特性探討

合成、鑑定及硬

析 

程與機械性質分析

                     

perties of 
tration 

Mn-2Si steels
解析 

影響 
影響 

研究 

計 

性質及切削性質

究 

究 

之影響 
響 
組織及 

及 

合材料-C
0 ~ 12：00

討 

硬化動力學研究

析 

                     拾伍
論

Kai-Chieh Hs
Jenq-Gong D

黃慶淵、楊哲
李名言、郭世

張恆碩、黃溫
蔡秉樺、王玠
許正勳、黃冠

李名言、郭世
潘永村 
曾春風、郭央
王邦瀚、林宗
曾春風、郭央
謝家興、邱傳

曾光宏、鄒文
謝長宏、蔣易
吳柏辰、彭駿

李嘉彬、林泓
蔡佩樺、鄭憲
陳致宇、蕭安
許凱迪、蔡佩
吳哲瑋、張永
許凱迪、蔡佩

蔡佩樺、陳致
李嘉彬、許凱
蕭子彬、李志
楊永欽 
郭信廷、劉盈
謝運華、吳政

胡瑞峰、曹啟
許瓊文、王光

周根葦、游冠

高銘聰、吳安
曹龍泉 

CM 
0 

論
黃建芯、李宗
黃金川 
賴冠霖、呂明
謝玉慈、彭成

何宗漢、林益
陳勁宏、洪明
陳幼良、王鈞
莊文彥 
韓錦鈴、劉俊

王怡軫、鄭信
林麗娟、劉顯

                     伍、2013 年
論文作者 

su, Joseph Lee, 
Duh 

哲人 
世明、潘永村 

溫杰、林宜穎 
玠夫、黃宏勝、陳
冠豪、王  尹 

明、歐怡良、羅

諶、黃偉豪、魏
宗毅、陳祖豪、童

諶、巫季剛、郭
傳凱、陳祖豪、童

文儒、王乃賢 
霖、楊智富 

駿傑、楊智富 

成、柯俊宏、許
憲清、黃志青 

均、吳哲瑋、李
佩樺、鄭憲清 

憲、劉耀之、李
佩樺、鄭憲清 

宇、邱建瑋、鄭
凱迪、朱瑾 

偉、鄧宇倫、陳

成、陳文祥、薛
政衛 

啟彰、熊玉詮、許
光國、張六文、甘

冠霖、何扭今、高

邦、雷衍桓、張

論文作者 
翰、黃荐苰、黃

怡、楊長榮、周
成鑑、朱文彬、劉

生、鄭宇程、陳
憶 
顥、林盈志、李

俊賢、洪雋仁 

民、蔡玲娜、朱
顯光 

     年材料年會
第

清華大

台灣大
中國鋼

中國鋼
陳貞光 台北科

大同大

羅  偉、
中國鋼

魏良丞、
童順晨 

虎尾科

郭柏辰、
童順晨 

虎尾科

屏東科
大同大
大同大

許凱迪、
中央大

李嘉彬、
中央大

李嘉彬、
中央大

鄭憲清、
中央大

陳莉婷、
明志科

薛人愷、
台灣大

許家禎 大葉大
甘德新 中山大

高伯威 中山大

張世穎、
雲林科

第
黃俊誠、

金屬工

周子琪、
劉達人 

工業技

陳曉潔、
高雄應

李佳翰、
國防大

宜蘭大

朱仁佑、
工業技
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論文發表時
第一作者單位 

大學 

大學 
鋼鐵股份有限公司

鋼鐵股份有限公司
科技大學 
大學 

鋼鐵股份有限公司

科技大學 

科技大學 

科技大學 
大學 
大學 

大學 

大學 

大學 

大學 

科技大學 

大學 

大學 
大學 

大學 

科技大學 

第一作者單位 

工業研究發展中心

技術研究院 

應用科技大學 

大學理工學院 

大學 

技術研究院 

                     

時程表

司

司

司

心



   

拾伍
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伍、2013 年

論文編號 
CM-007 無

CM-008 非

CM-009 
A
as

CM-010 P

CM-011 添

CM-012 改

CM-013 改

CM-014 改

CM-015 以

CM-016 Jo

CM-017 
P
te

CM-018 
Sy
El

CM-019 以

CM-020 
Sy
N

CM-021 離

CM-022 
無
穿

CM-023 銅

CM-024 氧
CM-025 銀

CM-026 金

CM-027 探

CM-028 
P
an

CM-029 以

CM-030 
Sy
Fo

CM-031 
以
酸

CM-032 
El
fi

CM-033 
鈀
應

CM-034 
以
性

CM-035 石

CM-036 
Fa
El

年材料年會

無電鍍銅溶液酸鹼

非溶劑誘導相分離
An Air-Breathing

s the cathode p

ES/氧化石墨烯複

添加金屬纖維提升

改質尼龍/ LDPE

改質尼龍/回收尼

改質回收尼龍的物

以逐層組裝技術製

oining of Silico

reparation of B
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張立宏、施文欽

梁家豪、陳怡嘉
張翌賢、陳錦毅

張致瑋、周明奇

林忠翰、林詠濠

林子傑、牛翊凡

簡振宇、黎尚鑫

項文慧、李居安
張世郁、陳晨龍

鄒立為、林揚益

論文作者 

茹、陳燦耀、王冠

Chien-Hao Hu

彬、張珮琪 
綸、林均鴻、李文
鋒 

雄、張佳文、陳宏
儒 

I-Chen Chen,  
n, Cheng-Yeh Y

翰、梁仕昌、林瑤

塵 

興、林家宇、卓宥

宏、周金德、史晉

諺、溫朝光、彭文

恆、蒲念文、鍾坤
潔、葛明德 
隆、吳昭憲 

庭、陳佳瑋、胡 

仲、顏鈺庭、顏文
倫 

良、洪瑞華、高鈺

欽 
成 

欽 

嘉、王郁琦、張兆
毅 

奇、陳晨龍、林美

濠、樓立人、李清

凡、李勝偉 

鑫、陳宏碩、王冠

安、周明奇 
龍、周明奇、魏裕

益、吳子嘉 

第

冠文 中央大

uang, 
中原大

明新科
文哲、

中興大

宏銘、
工業技

 
Yu 

中央大

瑤冷、
逢甲大

中央大

宥任、
明志科

晉翰 義守大

文志、
明志科

坤儒、
國防大

雲林科

凡、
清華大

文群、
清華大

鈺程 中興大

國家同
大同大
萬能科

大同大

兆凱 東華大
逢甲大

美宜 中山大

清庭 成功大

中央大

冠文 中央大

中山大
裕安 中山大

中央大

 

第一作者單位 

學 

學 

技大學 

學 

術研究院 

學 

學 

學 

技大學 

學 

技大學 

學 

技大學 

學 

學 

學 

步輻射研究中心
學 
技大學  

學 

學 
學 

學 

學 

學 

學 

學 
學 

學 

心



發
發
 

   

       
 

 

論文編號 

OM-109 製備

OM-110 觀察

OM-111 
以電
鎂氧

OM-112 本質
OM-113 雙頻
OM-114 鑽石

OM-115 場發
OM-116 Pr3

OM-117 
以化
應用

OM-118 以近

OM-119 
Alu
op

OM-120 Us

OM-121 摻雜

OM-122 
微波
研究

OM-123 
以脈
材料

OM-124 
以共
影響

OM-125 
Fa
Alu

OM-126 60

OM-127 導電

發表時間：
發表地點：

論文編號 

MM-001 
M
Fe
m

MM-002 鐵

MM-003 Fe
MM-004 Fe
MM-005 熱

MM-006 硼

MM-007 
以
研

MM-008 
改
研

MM-009 改

                     

備 Zn1-xMgxO 薄

察氮化銦鎵發光

電漿輔助式分子
氧化鋅磊晶的異

質缺陷對 BZO 光
頻長螺距膽固醇
石薄膜進行熱處

發射陣列製作與
3+濃度對 LiBa1-x

化學合成法製備
用於生物發光元

近紫外光激發之
uminum-based

ptical reflector a

sing Co-templa

雜不同濃度鐿、
波輔助燒結法製
究 
脈衝電鍍法與硫
料之研究 

共濺鍍法成長非
響 
brication and C
uminum-Dope

MHz PECVD 沈

電螢光奈米材料

10 月 19 日
工程三館（

Microstructure a
ePt(B4C-Ag) gr

magnetization 
鐵鈀硼(Fe40Pd40B

e-Ga-Ni 與 Fe-
e-Pd-Au-Pt 鐵磁

熱擠型釹鐵硼磁石

硼元素對鐵基金屬
以機械融合法合成
研究 
改變不同銅厚度及
研究 

改變氧含量轟擊鈷

                   

論文名

薄膜與光電性質研

光二極體逆偏電致

子束磊晶法於氧化
異質結構 

光電性質影響之
醇液晶摻混二色性
處理及碳披覆以提

與選區成長奈米碳

xPO4: xPr3+螢光粉
備摻雜銀之硫化鋅
元件上 

之紅色 KBaPO4Eu
d nanocrystallin
applications 

ating Strategy t

鉺之硫化鋅奈米
製備 KCaPO4:Sm

硫化製備銅鋅錫硫

非晶 IGZO 薄膜及

Characterizatio
ed Zinc Oxide N

沈積之微晶矽薄膜

料之研製與物理性

日（星期六
（機械館）

論文題
and magnetic p
anular films wi

B20)材料之磁性與

Ga-V 鐵磁形狀記
磁性記憶合金研
石的微觀組織及優

屬玻璃的玻璃形成
成 Fe(CO)5/Al2O

及離子束轟擊對

鈷層之微結構與磁

                   

名稱 

研究 

致發光特性與其可

化鎂(100)基板成

第一原理分析
性染料之光電特性
提升其電子場發射

碳管 
粉之微結構與發

鋅奈米粒子及其光

u3+螢光粉之研究
ne composite c

to Fabricate Hie

米粒子製備及其光
3+螢光粉之微結

硫(Cu2ZnSnS4)薄

及氣氛電漿處理對

n of Electrospu
Nanofibers 

膜之光電特性 

性質探討 

磁性
六）13：30

2 樓 

題目 
properties of Fe
th perpendicul

與光學性質的研究

記憶合金之微結
究 
優選方位之研究

成能力與磁性質
O3 核殼結構粉體

對[Cu/Co]5 多層

磁性質研究 

                     

可靠性之研究

成長鹽礦結構摻

性研究 
射特性 

發光特性之影響
光學性質研究並

究 
coatings for 

erarchical 

光學性質研究
結構與發光特性

薄膜太陽電池 

對光電特性之

un 

性材料-M
0 ~ 16：30

ePt(B4C) and 
lar 

究 

結構與磁性 

究 

質之影響 
體及電磁特性之

薄膜之磁性質

                     拾伍
論

吳龢勳、王錫福
博慧雲、魏肇男
張宏瑋、陳 祥
陳筠媞、陳慶榜
廖泉豪、陳宇傑
呂政穎、顏 濤
蔣昭明, K. H. P

吳鉉忠、朱昱任
邱俊銘、張博閔
董冠廷 

李致一 
楊茹媛、賴炫霖

陳慧珊、林冠伯

陳冠廷、楊茹媛

張哲銘、王俊雄

Zhu-Qian Liu, 
Shiao-Wei Ku

林意雯、林冠柏

楊茹媛、潘正堂

王麗鈞、丁志明

林天財、藍偉哲
王炳聰、張慎周

卓昱佑、郭昌恕

洪政源、楊茹媛
吳春森 

蔡旻儒、鄭慧如
李國榮 

MM 
0 

論

羅琦邵、蔡文
蔡佳霖 

陳元宗、林嵩

鄭欽榮、林英
黃柏偉、胡塵
許逸君、郭瑞

林芳緯、許逸
彭政雄、林芷
宋永書、張清

薛 秦、林克

梁信德、葉韋

                     伍、2013 年
論文作者 

福、徐永富、楊孝
男 
祥、朱育澄、陳芊
榜、黃柏允、王聖
傑 
濤、張六文、周明
loog 

任、陳皆正、彭彥
閔、李俊毅 

霖 

伯、陳建安、蘇彥

媛 

雄、徐瑞鴻、黃志

Jheng-Guang 
o 

柏、蘇彥勳 

堂、黃雅莉 

明 

哲、李國生、張志
周 

恕 

媛、孫嘉鴻、翁敏

如、凃巧慧、陳建

論文作者 

傑、陳柏仁、陳

嵩皓、歐哲瑋、許

英志 
塵滌 
瑞昭、陳彥儒、游

逸君、郭瑞昭 
薇、游敏榕、吳

清志、韋志龍、彭

克偉 

韋呈、薛秦、林克

     年材料年會
第

孝清、
台北科

芊酉、
聖心、 暨南國

明奇、
中山大

彥鈞 明志科
台灣科
大同大

大同大
屏東科

彥勳 東華大

屏東科

志青 中山大

Li,   
中山大

東華大

中山大

成功大

志鵬、
崑山科

成功大

敏航、
金屬工

建銘、
義守大

第

陳怡秀、
中興大

許澤勳 義守大

高雄應
清華大

游智翔 成功大

成功大
吳志嘉、
彭志偉 

明新科

中興大

克偉 中興大
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論文發表時
第一作者單位 

技大學 

際大學 

學 

技大學 
技大學 
學 

學 
技大學 

學 

技大學 

學 

學 

學 

學 

學 

技大學 

學 

業研究發展中心

學 

第一作者單位 

大學 

大學 

應用科技大學 
大學 
大學 

大學 

科技大學 

大學 

大學 

                     

時程表

心



   

拾伍

發
發
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伍、2013 年

MM-010 
具
研

MM-011 
鎳
研

MM-012 
T
Po

MM-013 
M
[I
M

MM-014 N

發表時間：
發表地點：

論文編號 

FC-001 
C
Pe

FC-002 LA
FC-003 鋰

FC-004 
S
影

FC-005 以

FC-006 
無
之

FC-007 覆

FC-008 改

FC-009 以

FC-010 不

FC-011 安

FC-012 
化
其

FC-013 新

FC-014 
T
B

FC-015 氧

FC-016 
P
an
(C

FC-017 
以
電

FC-018 羥

FC-019 N

FC-020 
(1
波

FC-021 磷

年材料年會

具室溫鐵磁性釔摻
研究 
鎳鐵/鈷氧化物/鐵
研究 

hickness Depe
olycrystalline P

Microstructures
ronPalladium]5

Magnesium oxid
NiCuZn 與 Y 相鐵

10 月 19 日
工程三館（

ontrol of Strain
erovskite-Spin
AS 無機聚合體之

鋰鋁矽酸鹽奈米顆

rCeO3 燒結行為
影響 

以鈮酸鈉鉀為主體

無鉛壓電陶瓷系統
之研究 

覆銅陶瓷熱電基板

改變 Al2O3 含量對

以反應燒結法製備

不同原子序鍍層對

安全智慧窗系統之

化學溶液沉積法製
其特性研究 

新穎氧化物熱電材

he Electrical M
iFeO3-CoFe2O4

氧化錳(MnO)添加

reparation and
nd Barium Zirc
CaZrO3) Powde

以微波輔助水熱法
電磁吸收特性研究
羥基化鈦酸鋇懸浮

Nd2O3 電阻式薄膜
1-x)NiTiO3-xCoT

波介電特性探討 

磷酸鹽輻射計量玻

 
       

會論文發表時

摻雜二氧化鈰奈米

鐵氧化物三層薄膜

ndence of Com
Perovskite La0.7S
 and magnetic 

5 multilayers ep
de (100) substr

鐵氧磁體複合材料

日（星期六
（機械館）

論文題

n-Induced Anis
el Nanostructu
之製備及其多孔
顆粒之製備及粒徑

為及 BaO、ZrO2

體混合鈦酸鉍鈉鉀

統 NKN-LT 變化燒

板量產製程參數研

對鈉鋁磷酸鹽系玻

備 FeNbO4 陶瓷

對於氧化鋁基板

之開發 

製備 BiFe1-xMnx

材料之研發 

odulation of In

4 Oxide Interfac
加劑對奈米氧化

d Analysis of Str
onate (BaZrO3)

ers 
法快速合成石墨
究 
浮液分散行為研究

膜記憶體之退火
TiO3 系統(x=0.4

玻璃性質之研究 

                 

時程表

米顆粒之電子結

膜之微結構及交

mplex Permeab
Sr0.3MnO3 
properties of 

pitaxially grown
rates 
料的燒結及特性

功能性
六）13：30

1 樓 

題目 

sotropy in Self-A
ures 
性探討 
徑分級 

添加對 SrCeO3

鉀之無鉛壓電陶

燒結持溫時間其

研究 

玻璃性質之影響

 

之背向散射電子

O3(x=0, 0.05, 0

nterface Condu
ce  
鋁陶瓷燒結影響

rontium Zircon
) and Calcium Z

烯/四氧化三鐵複

究 

特性研究 
4, 0.5, 0.6)陶瓷之

                 

結構與局部結構

換耦合效應 

ility in 

n on 

性研究 

性陶瓷材
0 ~ 16：00

Assembled 

薄帶共燒之 

陶瓷 

其物理及電特性

響 

子訊號的影響 

0.2, 0.3)薄膜及

uction at the 

響之研究 

nate (SrZrO3) 
Zirconate 

複合材料及 

之製備與其微

           

陳宇勝、陳詩

葉韋呈、林克

尤孝雯、陳昭

蕭景鴻、羅聖

蕭智翔、許志

材料-FC 
0 

論

劉恒睿、謝孆

王聖皓、彭彥
李國通、林豐

楊旻諭、郭文
許志雄 
王俊惠、陳威
張智傑 
王俊惠、魏明
張智傑 

莊凱翔、邱國
王譯慧 
張志健、楊希
江憲瑩、李勤
黃茂原、劉依

黃俊銘、林鴻
王志明、溫治
張瑞洋、高國

陳國勝、洪綮

何晢暉、齊孝
游鈞凱 

Ying-Hui Hsi

黃郁文、林浩

王柏彬、楊文

彭政雄、徐鈺
梁庭蓉、林自
賀澤欣、李嘉

李堅誌、鄭建

蔡文周、郭俊

李勤東、楊希
張志健、江憲

詩芸、董崇禮 

克偉 

翰 

聖全、歐陽浩 

志雄 

論文作者 

孆慧、蔡智雅、朱

彥霖 
豐泉、李育翰、李

勤、許凱迪、鄭

志、魏明秋、林

秋、陳威志、林

創、何朝仁、徐

文、許世明、鄭
東、許瑋麟 

依政、蔡文周 

鴻濱、郭瑞昭 
宇、黃國瑜、陳
陞 

綮榮、李欣穎、齊

定、蕭俊龍、洪

eh, Ying-Hao C

浩東、劉見成 

文都 

婷、邱正鴻、陳
威、李勝偉 

嘉甄 

建民、陳開煌 

俊佑、蘇琮仁、劉

文、盧建銘、許
憲瑩 

台灣科

中興大

台南大

清華大

聯合大

第

朱英豪 交通大

明志科
李祐瑋 明志科

鄭憲清、
聯合大

林書賢、
南榮技

林書賢、
南榮技

徐政富、
工業技

鄭建宗、
聯合大

崑山科

成功大
陳英忠、

正修科

齊孝定 成功大

洪綮嶸、
成功大

Chu 交通大

崑山科

高雄應

陳邦旭、
明新科

台北科

南台科

劉依政 崑山科

許瑋麟、
聯合大

 

科技大學 

大學 

大學 

大學 

大學 

第一作者單位 

大學 

科技大學 
科技大學 

大學 

技術學院 

技術學院 

技術研究院 

大學 

科技大學 

大學 

科技大學 

大學 

大學 

大學 

科技大學 

應用科技大學 

科技大學 

科技大學 

科技大學 

科技大學 

大學 



   

       
 

 

論文編號 

FC-022 
C
特

FC-023 異

FC-024 
利
磊

FC-025 利

FC-026 以

FC-027 
無
研

FC-028 氣

FC-029 
以
研

FC-030 
D
re

FC-031 氮

FC-032 B

FC-033 
H
N

FC-034 鋅
FC-035 以

FC-036 
以
微

FC-037 B

FC-038 
利
形

FC-039 以

FC-040 利

FC-041 燒

FC-042 
濺
薄

FC-043 利
FC-044 奈
FC-045 遠

FC-046 
Sy
D

FC-047 
Fa
g
fo

FC-048 
p
b

FC-049 高

FC-050 以

FC-051 氧

                     

uFe1-XCrXO2 (0≤
特性 

異質緩衝層輔助水

利用 ZnAl2O4 緩衝
磊晶薄膜及其顯微

利用固相燒結法以

以射頻磁控濺鍍法
無鉛鈦酸鉍鈉鋇壓
研究 

氣氛燒結對無鉛鈦

以射頻磁控濺鍍法
研究 
Defect analysis i
eduction atmos

氮氣氣氛下成長鐵

a0.7Sr0.3Ti0.9Zr0.1

High Photocata
Nanofibers and 
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王麒瑋、陳厚
潘鈺文 

王麒瑋、陳厚

曾榆晴、何文
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池俊賢、吳明

王偉任、邱德
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鄭憲清、李勝
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陳國駒、 義守大
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陳適範、李進

林慈郁、田錦
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魏 暐、馮武

趙翊全、黃育

楊木火 

黃天榮、林忠
林宜弘 

林欣樺、蔡景

張奕然、王彥
黃 駿 

侯翰硯、許文

吳育哲、粘宏
黃天榮 
劉彥君、林正

許仁根、王朝
武東星、薛英
王振興、李瑞
倪仲達 
陳柄方、梁恆

吳尚庭、郭迦

                     伍、2013 年
論文作者 

旭、李繼喜、呂
峰彰 
一宇 

弘奇、邱展緯、郭

效賢、余光永、郭

慶、呂詔安、盧

肇統、楊進財、盧

三保 
綜、張雯琪、李

爾文 
評、王崇安、郭

春明、王百祿、林

益、李玟頡、黃

奕中、張守一 

進祿 

衡 
評、柯政榮、葛

慶章 
安、虞邦英、葛

慶章 

評、葛春明、王
慶章 
清炬、林忠誠、嚴

武雄 

育立、李玟頡、黃

誠、陳文藝、楊

景元、黃 駿 

仁、蔡景元、林

文東 

宏彬、林惠娟 

正雄、林書弘 

俊、許嘉巡、連
英家 

東、花起揚、王

恆嘉、柯澤豪 

迦豪、鄧茂華 

     年材料年會
第

呂國旭、
台灣中

高雄海

郭岳其 龍華科

郭岳其 龍華科

盧柏任 龍華科

盧柏任 龍華科

清華大
李世光、

中央大

郭志偉、
林慶章 

中山科

黃爾文 中央大

中興大

台北科

工業技
葛春明、

中山科

葛春明、
中山科

王百祿、
中山科

嚴盛賢 工業技

長庚大

黃爾文 中央大

高苑科

楊偉達、
工業技

元智大

林欣樺、
元智大

成功大

聯合大
工業技
吳鳳科

連水養、
明道大

王瑜慶、
遠東科

逢甲大

台灣大
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論文發表時
第一作者單位 

中油 

海洋科技大學 

科技大學  

科技大學  

科技大學  

科技大學  

大學 

大學 

科學研究院  

大學 

大學 

科技大學 

技術研究院 

科學研究院  

科學研究院  

科學研究院  

技術研究院 

大學 

大學 

科技大學 

技術研究院 

大學 

大學 

大學 

大學 
技術研究院 
科技大學 

大學 

科技大學 

大學 

大學 

                     

時程表



   

拾伍
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伍、2013 年

 

 
論文編號 
FO-035 離
FO-036 新

FO-037 以

FO-038 
Tu
tr

FO-039 M

年材料年會

離子佈植經退火後
新型 PP 表面極化

以聚碳矽烷為前驅
unable charact
ransparency via

Microstrip band

 
       

會論文發表時

論文題
後奈米團簇粒子

化處理方法應用於

驅物合成碳化矽 
eristic of electr

a liquid crystal 
dpass filter usin

                 

時程表

題目 
形成與演化機制

於表面加飾 

romagnetically 
in a terahertz m
g three-mode 

                 

制研究 

y induced 
metamaterial
resonator 

 

           

論
陳冠伃、張宗
蔡昆霖、王振

陳聖軒、張裕

葉庭佐、楊承

王裕凱、黃宗

論文作者 
宗龍、許舜凱、李
振有 

裕煦、陳偉忠 

承山、潘犀靈、嚴

宗鈺、江叡涵、嚴

第
李昆達 台南大

塑膠工

台北科

嚴大任 清華大

嚴大任 清華大

 

第一作者單位 
大學 
工業技術發展中心

科技大學 

大學 

大學 

心



1

2

3

4

5

2
3
4

6

   

       
 
 

 

 

 

 

 

1. 海報組別
分類編號 

EE 

NA 

BM 

HA 

EM 

SM 

CM 

OM 

MM 

FC 

FO 

2.海報展覽 
論文海報展
行帶回。若

3.海報尺寸 
全開尺寸的

4.海報張貼規
在下列時段
10 月 18 日

5.論文海報評

1.研究主題是
2.實驗方法是
3.解析推導是
4.探討成果是
5.是否具學術
6.是否具應用

 

拾
2013

                     

別發表時間

電子

展覽時間依所
若未在各分組

的直式海報(寬

規定 
段，將有服務
日 13:00~14

評審項目及
(A). 稿件分

是否具原創性 
是否恰當 
是否嚴謹 
是否具體明確 
術貢獻 
用貢獻 

拾陸
年材

                   

 
論文

能源與環

奈米結構材

生醫

硬膜與抗

子（介電、積

鋼鐵與非鐵

複合

光電與光

磁性

功能性陶

基礎理論與

屬時段。請務
審查時段前將

寬：80 ~ 90 c

人員提供海報
4:30、10 月 1

及分數配置 
分數(50%) 

陸 
料年會

                   

文主題 

環保材料 

材料與分析

醫材料 

抗蝕材料 

積體、構裝）材

鐵金屬材料

合材料 

光學材料 

性材料 

陶瓷材料 

與其他材料

務必於所屬組
將海報貼於海

cm，高：12

報張貼所需之
19 日 8:30~1

會論文

                     
拾

材料 

組別審查時段前
海報上，將自動

0 cm)。 

之器材  
10:00、10 月

1.內
2.文
3.海
4.學

文海報

                     
拾陸、2013

展覽

10
13:30 

10
09:00 

10
13:30 

前貼上，審查
動喪失競爭論

月 19 日 13:00

容結構是否完
句、圖表是否
報排版是否有
生說明是否清

報規則

                     
年材料年會

覽時間 

0/18 
~ 16:30 

0/19 
~ 12:10 

0/19 
~16:30 

查後或海報展
論文獎項之資

0~14:30 

(B). 海報分

完整 
否清晰通暢 
有效傳達論文
清楚有條理 

及獎項

     
會論文海報

評

1
13:30

1
09:00

1
13:3

展覽時間過後請
資格。 

分數(50%) 

文意涵 

項 
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報發表規則及

審時間 

10/18 
0 ~ 16:30 

10/19 
0 ~ 12:10 

10/19 
0 ~16:30 

請自

                     

及獎項



   

拾陸

 

6

 
 
 
 

114 
 

陸、2013 年

6.論文海報
 
(A)優等獎
(B)佳作獎 6
(C)獎項名額
 

編號 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

年材料年會

報獎項 

35 名，每名
60 名，每名頒
額分配如下：

電子

 
       

會論文海報

頒發獎金 NT
頒發獎狀一只
 

Sympo

能源與環

生醫材

子（介電、積體

光電與光

磁性材

硬膜及抗

奈米結構材

鋼鐵與非鐵

功能性陶

複合材

基礎理論及

                 

發表規則及

T$ 2000 (閉幕
只。 

osium 

環保材料 

材料 

體、構裝）材

光學材料 

材料 

抗蝕材料 

材料與分析 

鐵金屬材料 

陶瓷材料 

材料 

及其它材料 

                 

及獎項

幕典禮頒發)及

材料 

           

及獎狀一只。

優等

 

等獎 

7 

2 

3 

5 

1 

1 

5 

4 

3 

2 

2 

佳

 

佳作獎 

13 

3 

5 

9 

1 

1 

9 

7 

5 

4 

3 



   

       
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拾
2013

材

                     
                     

拾柒
3 年材

料年會會場

                   
                   

柒 
材料年會

場路線圖 

                   
 

會會場

                 

場交通

拾

通資訊

拾柒、2013

訊 

3 年材料年
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年會會場交通
                     

通資訊



   

拾捌
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捌、2013 年

為減少通
安排行程

10/18 (五)

車站 

桃 
園 
高 
鐵 
站 
線 

台 
鐵 
中 
壢 
站 
線 

(

(

(

10/19 (六)

車站 

桃 
園 
高 
鐵 
站 
線 

 

大會車站

年材料年會

通車時間，大
程： 

 

上車地

高鐵站 5 號

南方莊園大廳
中央大學工

高鐵站 5 號

南方莊園大廳
中央大學工

新陶芳餐
南方莊園大廳

高鐵站 5 號

桃客總
(中壢市中正路
古華飯店大廳

中央大學工

桃客總
(中壢市中正路

古華飯店大廳
中央大學工

新陶芳餐
古華飯店大廳

桃客總
(中壢市中正路

 

上車地

高鐵站 5 號

南方莊園大廳
中央大學工

高鐵站 5 號

南方莊園大廳
中央大學工
中央大學工

高鐵站 5 號

站接駁服務 

 
       

會會場規劃圖

  

大會提供桃園

地點 

號出口 

廳出口處 
工 5 館 

號出口 

廳出口處 
工 5 館 
餐廳
廳出口處 

號出口 

總站 
路 51 號) 
廳出口處 
工 5 館 

總站 
路 51 號) 

廳出口處 
工 5 館 
餐廳
廳出口處 

總站 
路 51 號) 

地點 

號出口 

廳出口處 
工 5 館 

號出口 

廳出口處 
工 5 館 
工 5 館 

號出口 

                 

圖 

  
高鐵站以及台

發車時間

10:35*)發車

11:00
11:10

12:55*)發車

13:20
13:30

20:00*)發車
20:15

20:40

10:35*)發車

10:55
11:15

12:45*)發車

13:05
13:25

20:00*)發車
20:20

20:40

發車時間

08:35*)發車

09:00
09:10

11:35*)發車

12:00
12:10

17:15*)發車

17:40

                 

台鐵中壢站接

*高鐵/台

車

車

車

車

車

車

*高鐵/台

車

車

車

           

接駁服務，請

台鐵預計抵達
北上 62
南下 63

北上 64
南下 64

北上 174
南下  75

北上 莒光山
南下 莒光海

北上 莒光山
     自強山
南下 莒光海

北上 莒光海
     自強山
南下 莒光海

台鐵預計抵達
北上 60
南下 61

北上 62
南下 64

北上 72
南下 72

自行斟酌交通

達時間及建議搭
20 (10:16)
33 (10:21)

40 (12:40)
49 (12:21)

42 (20:58)
53 (20:57)

山 502 (10:03
海 511 (10:07

山 504 (12:18
山 114 (12:08
海 513 (12:07

海 518 (21:07
山 144 (21:15
海 653 (21:22

達時間及建議搭
04 (08:16)

7 (08:21)

8 (11:16)
41 (11:21)

0 (18:16)
9 (17:57)

通車行駛狀況

搭乘班次 

往

高

3) 
7) 

往
8) 
8) 
7) 

往
7) 
5) 
2) 

搭乘班次 

往

高

 

況， 

備註

往材料年會
大會方向 

 

往桃園 
高鐵站方向

往材料年會
大會方向 

往台鐵中壢
站方向 

備註

往材料年會
大會方向 

 

往桃園 
高鐵站方向



中央

   

       
       
 

 

10/19 (六)

車站 

台 
鐵 
中 
壢 
站 
線 

(

(

(
 
*) 車站驗票
請電洽 03

 
 

桃

台

南方

央大學工 5

                     
                     

 

上車地
桃客總

(中壢市中正路
古華飯店大廳

中央大學工
桃客總

(中壢市中正路
古華飯店大廳

中央大學工
中央大學工

桃客總
(中壢市中正路

票出口處會有
3-4227151 轉

園高鐵站線

鐵中壢站線

方莊園大廳

館 

 

                   
                   

地點 
總站 

路 51 號) 
廳出口處 
工 5 館 

總站 
路 51 號) 
廳出口處 
工 5 館 
工 5 館 

總站 
路 51 號) 

有工作人員舉
轉 34343 曹老

線路線圖 

線路線圖 

廳出口處 

                   
 

發車時間

08:35*)發車

08:50
09:10

11:40*)發車

12:00
12:20

17:15*)發車

17:40

牌，協助引導
老師 

桃客

                 

*高鐵/台

車

車

車

導到上車處，

客總站

拾

台鐵預計抵達
北上 莒光海
南下 莒光海

北上 自強海
南下 自強山

北上 自強海
南下 莒光海

當日接駁車有

中央大

拾柒、2013

達時間及建議搭
海 652 (08:23
海 507 (08:10

海 112 (11:20
山 121 (11:12

海 132 (18:08
海 525 (18:00

有任何問題 

學工 5 館 

高鐵站 5 號

古華飯店

3 年材料年

搭乘班次 
3) 
0) 

往
0) 
2) 

往
8) 
0) 

號出口 

店大廳出口
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年會會場交通

備註

往材料年會
大會方向 

往台鐵中壢
站方向 

口處

                     

通資訊



   

拾捌
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捌、2013 年

 
 

不在接
高鐵桃園

時間 
08:05 
08:50 
09:20 
10:10 

11:30 
12:10 
13:20 

13:50 
14:30 
14:50 

 
台鐵中

高鐵桃
中央大

 
 

排班計

三五車

 
中山高
62 公
中大路
 
北二高
62 公
(往中壢
往新屋
 
*(請於

公車班次

計程車 

自行開車

年材料年會

接駁服務時間
園站中央大

路線
中 17
桃 13
中 17
桃 13

桃 13
桃 13
中 17

桃 13
桃 13
桃 13

中壢站上下車

桃園站上下車
大學上下車處

計程車：高鐵
或手

車行  ：為中
車資

 

高： 
里處中壢新屋

路左轉即可抵

高： 
里處出口下大
壢、觀音方向

屋方向行駛，

於校門口取停

次 

車 

 
       

會會場規劃圖

間內之交通需求
大學 中央大

線 時間
2 12:5
2 13:3
2 14:1
2 14:3

2 16:4
2 17:2
2 18:2

2 
2 
2 

車處：桃園客運
中壢客運

車處：公車接駁
處  ：依仁堂

鐵桃園站之排班
手機直撥：55
中大特約車行
資約為 200~2

屋交流道出口
抵達本校前門

大溪交流道後
向)，再連接中

至三民路右轉

車單，於會場

                 

圖 

求，可參考以
大學高鐵桃

間 路
55 中
30 桃
10 桃
30 桃

40 中
25 中
25 中

桃 13
中 133/17

運，在桃客公
運，在中壢客
駁站 8 號月
（下車後直走

班計程車由台
688。  
，可預先電洽
250 元。(乘車

口沿民族路，往
。車程約 5~

後，往中壢方向
中山高速公路
轉，中正路左

場由工作人員

                 

以下之公車（
桃園站 台

路線 時
172

08
至
15

132
132
132

172
172
172

32：桃園客運
72：中壢客運

 

公車總站（出
客運中壢南站

台。 
走，在排球場

台灣大車隊提

洽(03)422-35
車時可要求跳

往新屋方向行
10 分鐘。 

向行駛，再左
路(往台北方向
左轉，中大路左

員蓋停車證明後

           

僅列出部份班
鐵中壢站中

時間
00
10
30 桃 1
50

 

運 132 線 
運 133/172 線

站後直行中正
（火車站出站

右轉直行 20

供管理服務

555／(03)428
跳表) 

行駛，至三民

左轉上 66 號東
)，下 62 公里

左轉即可抵達

後，出校繳回

班次）： 
中央大學

路線
中 133
桃 132

132 中 172 
桃 132

線 

正路於第二個
站後，左轉直

0m 左右）。 

。服務電話：

8-1234 叫車

路右轉，中正

東西向快速道
里處中壢新屋

達本校前門。車

回停車單時無

中央大學

時間 
12:30 
12:50 
13:20 
15:30 

15:50 
16:50 
17:10 

17:50 
18:10 
18:30 

個路口麥當勞
直行 100m）。

4058-8888

車等候， 

正路左轉， 

道路 
屋交流道出口

車程約 20 分

無需繳費。)

 

台鐵中壢站

路線
桃 132
桃 132
中 133
桃 132

桃 132 中 13
桃 132
桃 132

桃 132 中 13
桃 132
桃 132

左轉）， 
 

， 
分鐘。 

33

33



2

時間

論

  時

   

 
       
       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
一、 年

地
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拾
2013

E4-
國科會材料

學門召集人
間：10 月 18

論壇 B：高值化
召集人：伏

間：10 月 19

                     
                     

年會論壇發表

地點：中央大

拾捌
年材

-153 
料學門座談會 
：杜正恭 教授
8 日 12:00~1

 
化金屬材料論

伏和中 執行長
9 日 09:00~

                   
                   

表會場圖 

大學機械館

捌 
料年會

授 
14:00 

論壇 
長 

15:20 

                   
                   

館 1 樓(E4-.

 

會會場

時
  

 時

           
                     

E2-) 

場規劃

E2
大會

間：10 月 18
    10 月 19

論壇 D：儲
召集人：

時間：10 月 1

                     拾

劃圖 

服務/

2-101
會會場 
8 日 14:00~
9 日 16:00~

 
儲能材料論壇
曾重仁 教授

19 日 09:00~

                     拾捌、201

報到區 

17:40 
17:00 

壇 
授 

~15:20

     13 年材料年

年

119 

年會會場規

年會會場 
 

101 
 

規劃圖



   

拾捌

 
 
 
 

120 
 

捌、2013 年

地
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年材料年會

地點：中央大

論壇 C：
           

召集人
時間：10 月

 
       

會會場規劃圖

大學機械館

E4-251 
奈米聚焦 X
在材料科學

人：李信義 教
月 19 日 09:0

                 

圖 

館 2 樓(E4-.

光繞射 
之應用論壇
教授 
00~15:20

                 

E2-) 

           

 



   

 
       
       
 
 

 

地
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     

地點：中央大

                   
                   

大學工五館

工程五館

                   
                   

館一樓(E6-)

館 入口 

中央大

論壇 E
召集

時間：10

           
                     

 

論

時

大學工五館本
E6-102

：功能陶瓷與
集人：許志雄
0 月 19 日 09

                     拾

E
論壇 A：生醫材

召集人
時間：10 月

本館 4 樓

與應用論壇 
雄 教授 

9:00~15:20

                     拾捌、201

E6-102
材料及應用論
：林峯輝 教授
19 日 09:00

     13 年材料年

論壇(國際) 
授 
~15:20 

121 

年會會場規

 

規劃圖



   

拾捌
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捌、2013 年

二、年會

(1)年

分類編號

EE 

NA 

BM 

HA 

EM 

SM 

CM 

OM 

MM 

FC 

FO 

註: 工程三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年材料年會

會海報論文表

年會海報論文

號 

電子

三館(機械館

 
       

會會場規劃圖

表會場規劃

文發表時段

論

能源與

奈米結構

生

硬膜與

子（介電、

鋼鐵與非

複

光電與

磁

功能性

基礎理論

館) 

                 

圖 

劃圖 

段及場地規劃

論文主題 

與環保材料

構材料與分

生醫材料 

與抗蝕材料

積體、構裝

非鐵金屬材

複合材料 

與光學材料

磁性材料 

性陶瓷材料

論與其他材

                 

劃 

料 

分析 

料 

裝）材料

材料 

料 

料 

材料 

           

發

工程三

工程

工程

工程

工程

工程

工程

工程

工程

工程

工程

發表場地 

三館 1 樓/2

程五館 1 樓

程三館 2 樓

程三館 2 樓

程五館 1 樓

程三館 1 樓

程五館 1 樓

程五館 1 樓

程三館 2 樓

程三館 1 樓

程三館 2 樓

展覽

樓 
13: 

 

09:

 

 

 

 

 

13
 

 

 

 

覽和評審時間

10/18 
30 ~ 16:30

10/19 
00 ~ 12:10

10/19 
:30 ~16:30

間 

0 

0 

0 



   

 
       
       
 
 

 

(2 )海

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     

海報論文發

國立

2

                   
                   

表會場圖 

立中央大學

30 31 

28 27 
29 

                   
                   

 

2013 年材

廠 
 
商 
 
參 
 
展 
 
區 

32 17

26 22

43 

44 

45 

46 

47 

05

04

03

02

01

14
14

08
08

09
09

10
10

11
11

12
12

13
13

15
15

07

06

40 

39 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

41 

42 

廠 
商
區 

25 

16

23

24

           
                     

材料年會海報

海

報

區

A

197 18

2021

                     拾

報發表場地

海

報

區

A

服務

                     拾捌、201

地平面圖（機

務/報到區 

廠商
52 51

     13 年材料年

機械館 1F

48 

49 50 

商區 

123 

年會會場規

）

海

報

區

B

年會會場
 

101 
 

規劃圖



   

拾捌

 
 
 
 

124 
 

捌、2013 年

 

 

 

 

年材料年會

國立

 
       

會會場規劃圖

立中央大學

                 

圖 

 

學 2013 年材

                 

材料年會海

           

海報發表場地地平面（機機械館 2F）

海

報

區

 

 

海

報

區

C

 
海

 
報

 
區

 
D



   

 
       
       
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     
                     

國立

                   
                   

立中央大學

工程五館

海報區

                   
                   

學 2013 年材

館 入口 

海報

區 E

海報

           
                     

材料年會海

報區 G

報區 H

                     拾

海報發表場地

海  報  區

                     拾捌、201

地平面圖（

區  F

     13 年材料年

工五館 1F

125 

年會會場規

）

規劃圖

 



   

拾捌

 
 
 
 

126 
 

捌、2013 年年材料年會

國立中

 
       

會會場規劃圖

中央大學 20

                 

圖 

013 年材料

                 

料年會廠商參

           

參展場地平平面圖（機械械館 1F） 

 



國
台
博
工
中
汎
金
東
國
中

國
國
國
國
國
國
國
國
國
逢
元
義
南
長
國
崑

意

   

       
 
 

 

 

 

 

 

國家科學委員
台灣布魯克生
博士科儀股份
工業技術研究
中央大學 
汎達科技有限
金屬工業研究
東和鋼鐵企業
國家同步輻射
中美矽晶製品

國立清華大學
國立成功大學
國立交通大學
國立台灣大學
國立聯合大學
國立中山大學
國立東華大學
國立中興大學
國立台灣科技
逢甲大學材料
元智大學化學
義守大學材料
南台科技大學
長庚大學化工
國立暨南國際
崑山科技大學

意鑫合金工業
 

拾
2013

                     

員會工程技術推
生命科學股份有
份有限公司   
究院材料與化工

限公司 
究發展中心 
業股份有限公司
射研究中心 
品股份有限公司

學材料科學工程
學材料科學與工
學材料科學與工
學材料科學與工
學材料科學工程
學材料與光電科
學材料科學與工
學材料科學與工
技大學材料科學
料科學與工程學
學工程與材料科
料科學與工程學
學化學工程與材
工與材料工程學
際大學應用材料
學材料工程系 

業股份有限公司

拾玖
年材

                   

2013 年
贊 

推展中心 
有限公司 
 

工研究所 

司 

司 

201
贊 

程學系 
工程學系 
工程學系 
工程學系 
程學系 
科學學系 
工程學系 
工程學系 
學工程系 
學系 
科學學系 
學系 
材料工程系 
學系 
料及光電工程

20
公  

司 

玖 
料年會

                   

年材料年
  助   單  

13 年材料
  助   學  

程學系 

13 年材
 司   名  

會贊助

                     

年會廠商與
 位 

料年會學
 校 

材料年會廠
 稱 

助參展

                     
拾玖、20

與機關贊

學校贊助名

廠商說明

展及廣

                     
013 年材料

贊助名單

名單 

明會 

告名錄

     
料年會贊助

單 
金

$3
$1
$1
$1
$1
$1
$1
$1
 $
 $

金
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
 
 
 
 

金
$1

錄 

 
           

127 

參展及廣告

金   額 
310,000 
195,000 
150,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
$80,000 
$20,000 

金  額 
20,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
10,000 
$5,000 
$5,000 
$5,000 
$1,000 

金  額 
00,000 

                     

告名錄



拾

 

編
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

 
 
 
 

128 
 

玖、2013

 

號 
1 台灣布魯
2 汎達科技
3 捷東股份
4 國科企業
5 璟騰科技
6 澳登堡股
7 金達科技
8 台灣保來
9 子嘉企業
0 貝斯科技
1 隆吉儀器
2 笙貿科技
3 益弘儀器
4 閎康科技
5 宏惠光電
6 德瑞精密
7 科榮股份
8 先馳精密
9 宏明科技
0 新廣鈦國
1 TA 儀器 
2 科安企業
3 日商阿波羅
4 奕葉國際
5 台灣佳鎂
6 昇航股份
7 珀金埃爾
8 緯利股份
9 愛發股份
0 比亞特有
1 佐信科技
2 精密機械
3 博精儀器
4 實密科技
5 擎曄有限
6 高敦科技
7 國家奈米
8 友和貿易
9 台灣布魯

40 中科院中
41 捷東股份
42 中國鋼鐵
43 璟德電子

年材料年會

2013 年
公  司  

魯克生命科學
技有限公司 
份有限公司 
業有限公司 
技有限公司 
股份有限公司
技(股)公司 
來得股份有限
業有限公司 
技股份有限公
器有限公司 
技有限公司 
器股份有限公
技股份有限公
電股份有限公
密機械有限公
份有限公司 
密儀器股份有
技有限公司 
國際實業有限

業股份有限公
羅微波(股)公司

際有限公司 
鎂佳股份有限
份有限公司 
爾默股份有限
份有限公司 
份有限公司 
有限公司 
技有限公司 
械研究發展中
器股份有限公
技股份有限公
限公司 
技(股)公司 
米元件實驗室
易(股)公司 
魯克生命科學
中科院材料暨
份有限公司 
鐵股份有限公
子工業股份有

 
       

會贊助參展

年中國材
名  稱 

學(股)公司 

 

限公司

公司 

公司 
公司 
公司 
公司 

有限公司 

限公司

公司 
司台灣分公司 

限公司

限公司

心 
公司 
公司 

室 

學(股)公司 
暨光電研究所 

公司 
有限公司 

                 

展及廣告名錄

材料科學

新北市
新竹市
台北市
台北市
新北市
台北市
台北市
苗栗縣
新北市
新竹縣
新竹縣
苗栗縣
台北市
新竹市
桃園縣
苗栗縣
新竹縣
新北市
新北市
台北市
台北市
台北市
新竹縣
新竹市
新竹市
台北市
台北市
竹北市
台北市
桃園縣
台南市
嘉義市
台北市
台北市
台北市
新北市
新竹市
新北市
新北市
龍潭郵
台北市
高雄市
新竹縣

                 

錄

 

學學會年會
地  

市新台五路一
市光復路二段
市忠孝東路一
市成功路四段
市寶中路 94
市羅斯福路二
市建國北路二
縣竹南鎮大埔
市中興路四段
縣竹北市新溪
縣新庄子瑞興
縣竹南鎮佳北
市復興南路二
市科學園區力
縣中壢工業區
縣頭份鎮中華
縣竹北市台元
市五股工業區
市樹林區中山
市麗水街 13
市長安東路一
市忠孝東路五
縣竹北市隘口
市金山二街 1
市公道五路二
市南港路三段
市基隆路一段
市縣政五路 4
市松江路 50
縣領航北路四
市東門路三段
市博愛路二段
市基隆路一段
市東興路 41
市大業路 719
市中正路 738
市展業一路 2
市文化一路一
市新台五路一
郵政 90008 附
市忠孝東路一
市小港區中鋼
縣湖口鄉新竹

           

會廠商參
        址

一段 75 號 18
段 295 號 6F 之
一段 112 號 7
段 168 號 4F

號 3F 之 3
二段 7-6 號 1
二段 129 號 4
埔里 8 鄰中埔
段 33 號
溪街 241-1 號
興村 2 鄰 35-
北一街 111 號
二段 157 號 2
力行一路 1 號
區安東路 5 號
華路 1513 之
元街 22 號 4F
區五權二路 11
山路一段 390

巷 6 號 4F
一段 23 號 4 樓
五段 550 號 9
口六街 169 號
1 號

二段 120 號 1
段 50 巷 13 號
段 159 號 16F
46 號
號 7FA 室

四段 352-2 號
段 293 號 3 樓
段 569 號
段 155 號 6F

號 6F
9 號 3F 之 5
8 號 3F 之 8
26 號

一段 93 號 3F
一段 75 號 18
附 8 號

一段 112 號 7
鋼路 1 號

竹工業區自強路

參展及廣

8F 之 5
之 2

7F

1F
4 F

埔 3 號

號
3 號

號
2F

號 1A4
號

1 號
之 2

1 號 5F
號

樓之 5
9 樓

號

10F-6A2
號 3F
F

號 2F
樓之 1

之 2
8F 之 5

7F

路 16 號

 廣告名錄 
聯絡電

0955-210
03-57284
02-23952
02-27922
0920-908
02-23413
02-25018
037-5811
02-22920
0928-368
03-56800
0919-706
02-27552
03-61166
03-46265
037-6882
03-55262
02-89901
02-86751
02-23568
02-25638
02-27282
03-66757
03-66620
03-57500
02-27881
0937-512
03-65608
02-25115
0937-404
06-28920
05-291-88
02-27467
02-87681
02-28985
02-82261
03-57261
0972-008
0955-210
03-47122
02-23952
07-80211
03-59870

 
  

話 備 註
553 參展
66 參展
978 參展
440 參展
301 參展
669 參展
985 參展
21 參展
001 參展
504 參展
83 參展
759 參展
266 參展
78 參展
69 參展
35 參展
01 參展
779 參展
543 參展
386 參展
880 參展
767 參展
01 參展
00 參展
99 參展
778 參展
641 參展
83 參展
959 參展
530 參展
81 參展
877 參展
620 參展
068 參展
579 參展
488 參展
00 參展
001 參展
553 廣告
01 廣告
978 廣告
11 廣告
08 廣告

註
(4)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

告
告
告
告
告



 
 
由
理
波
大
  
 
究
尖
如
似
承
 

   

       
 
 

 

 

 

 

 許先生曾
由唐君鉑先生
理事長，長年
波、愷切建言
大學吳泰伯教

 許樹恩博
究，桃李滿天下
尖端材料之加
如肯德基爺爺
似嚴肅；但受
承美善，「望

貳
緬懷許

                     

若有

於 1967 年協
擔任學會第一
為我國材料科
。由是，獲頒
授合著〈X 光

士亦擔任國立
下。許多學生
工與應用。晚
般和藹可親
業於他的門生
之儼然，即之

貳拾
許樹恩

                   

所失，若

協助陸志鴻、
一任理事長。
科學之發展奉
頒材料學會最
光繞射原理及

立台灣大學專
對他的第一印

晚年，多了滿
。由於許博士
生對老師在學
之也溫」堪稱

拾 
恩博士

                   

若有所悟

唐君鉑、李振
許先生取得博

奉獻心力，積極
最高榮譽〈陸志
及材料結構分析

專任及兼任教授
印象是炯炯有

滿頭銀白的髮絲
士在軍方體系的
學術上的專精與
稱一代大師。

士的一

                     

 

悟…—緬

  許樹恩博
坷與戰火的歲
1948 年考取
學金至美國西
成為台灣第一
究院的籌備成
及工程研究所
學研究院第二
中央印製廠擔
再次返院負責
迄至 1994 年
 
  許樹恩博
器系統所需之
件，總是本著
有，化不可能
電能材料實驗
量，對我國國
功厥偉。每當
僅身體力行
精的研究及工

振民等前輩倡
博士學位返國
極拓展國際能
志鴻獎章〉及
析〉一書，日

授長達 26 年
有神的雙眸，帶

絲，但炯炯眼
的中科院，負
與貫通，平日

生 

                     

懷許樹恩

博士，1928
歲月中，在日

取海軍軍官機械
西北大學就讀
一位材料科學
成立工作，19
所博士， 197
二研究所材料
擔任總經理；
責擘劃籌設材
年屆齡退休。

博士任職中山
之尖端材料，
著愚公移山之

能為可能，陸續
驗室、超合金
國防科技關鍵
當遭遇研發困
，並選派專人
工程人才。

倡議成立中國
國後即擔任學
能見度，並為
及台灣首屆〈
日後成為各大

年，對學術傳
帶著一瓶鋁罐
眼神依舊；蓄
負責帶領與管
日應對的慈祥

                     
貳

恩博士的

年出生於河北
日月推移中仍
械學校，1964

讀材料科學研究
學碩士，1966

968 年至美國
72 年取得博士

料科學組組長
至 1983 年

材料研發中心
 

山科學研究院期
對於當時無法

之無畏精神，屢
續籌建高溫微
金廠、紅外線
鍵材料自主化之
困境，「去唸書
人出國深造取經

國材料科學學會
學會總幹事多年
為促成材料領域

侯金堆科技成
學材料系所之

傳承充滿熱情
罐可口可樂在黑
蓄著雪亮的落腮
管理龐大的研發
祥與關懷，無不

     
貳拾、緬懷許

的一生 

方友
北省玉田縣，

仍孜孜不倦、
4 年考取第一
究所，事師 M
6 年返國後參
國史丹福大學
士學位後，返
，嗣後於 19
，受中山科學

心，並擔任第一

期間，全力投
法外購獲得之
屢屢突破技術

微波陶瓷專區
線光電系統、航

之貢獻，可謂
書」總是他的
經，為國家培

會，學會於 1
年，隨後並接
域成為政府重
成就獎〉之肯
之指定教材。

，教學認真，
黑板上傳授他
腮鬍上多了綻
發團隊與設備
不津津樂道。

 
           

129 

許樹恩博士

友清  林慶章
少年成長於
力爭上游，

一屆國防科技
Morris E. Fi

參與中山科學
學攻讀材料科
返台擔任中山

78 年被徵調
學研究院邀請
一任中心主任

投入開發國防
之特殊材料及
術瓶頸，從無
、複合材料廠
航空材料…等
謂前無古人，
的破解之道，
培育許多學有

1968 年成立
接任學會第二
重點科技多方
肯定；並與清

 

，且熱心指導
他的差排理論
綻綻微笑，更
備能量，難免
。真誠相待、

                     

士的一生

章        
於坎

於
技獎

ne 
學研
科學

科
調至
請，
任，

防武
及元
無到
廠、
等能

居
不

有專

立，
二任
方奔
清華

導研
論、
更宛
免看

傳



   

貳

 
授
海
日
 
【
 
移
動
緬
 
【
 
晚

19

屬

博
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貳拾、緬懷許

 許博士公
授，並於 1998
海岸，少年夫
日病故。 

【若有所失，
 誠如材料

移山般的建立
動會務、拓展國
緬懷之餘，帶

【哲人日已遠
 許樹恩博

晚輩在此僅以
 

 
 

 
     

 
 

 

 

位。

1989 年前總

與許樹恩(右

992 年教師節

屬的謝師宴合影

博士學位 

許樹恩博士

職退休後，於
8 年榮膺〈澳
妻老來伴、情

若有所悟…】
學會金重勳理
我國國防關鍵
國際交流、並
給吾人深切體

，典型在夙昔
士一生披荊斬
此文悼念與緬

 
 
 
 
 
 

 

                 

 
 
 
 
 

。 

總統李登輝(中

右一)握手留影

節與台大材研

影，其中已有

 
       

士的一生 

於 1994 年赴澳
澳洲國家科技
情意相挺愛相

 
理事長所言，
鍵材料技術自

並與材料先進齊
體悟，自當效

昔】 
斬棘、開路拓
緬懷。 

                 中)宴請中科院

影，左一為兼院

研所全體受業

有 25 位獲國

                 

澳洲新南威爾
暨工程學院外

相隨，夫妻鶼鰈

我們材料界誠
自主研製能量

齊力倡導，使
效法先賢，再創

拓荒，生命精彩

                 院同仁， 

院長郝柏村

業門生及眷

國內外大學

                 

爾斯大學擔任
外籍院士〉，
鰈情深，令人

誠然痛失一位
；在台灣大學

使材料成為政府
創材料科學盎

彩絕倫，可從

                 

 

 
 

           

任榮譽客座教授
遂偕妻移居澳

人稱羨。即至

位巨擘；但回
學熱心材料教
府重點科技，

盎然之生氣。

從他 2004 年

      1990 年

事長與貴

2011 年

長在台北

授，1995 年起
澳洲。2000 年

至 2005 年返台

回顧許博士精采
教育，培育人才

為我國材料科
 

年出版的自傳

材料年會李國

貴賓合影，左

9 月 6 日彭宗

北寓所與許樹

起擔任香港科
年退休，與妻
台定居，於 2

采的一生：在
才；在中國材
科學發展樹立

〈材料也神奇

國鼎先生與會

左二為許樹恩博

宗平理事長與

樹恩博士合影 

 

科技大學訪問
妻仍居澳洲黃
2013 年 8 月

在中科院如愚
材料科學學會
立沛然之根基

奇〉略窺一二

會，林垂宙理

博士

洪健龍秘書

教
黃金
月 6

愚公
會推
基。

二，
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屆
次

2

4

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1
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附件六

屆
次 年次 

陸
獎

得 

1 69 唐

2 71 許

3 72 吳

4 73 桂

5 74 魏

6 75 

7 76 鄭

8 77 李

9 78 洪

10 79 李

11 80 林

12 81 黃

13 82 陳

14 83 吳

15 84 洪

六 

陸志鴻 
獎章 

傑出
獻

獎 人 得 獎

唐君鉑 

許樹恩 

吳柏楨 黃振

桂體剛 

魏傳曾 

 

鄭毓珊 

李振民 

洪銘盤 

李國鼎 

林垂宙 

黃振賢 

陳力俊 

吳秉天 

洪敏雄 

中國材
出貢

獻獎 
傑

服務
獎 人 得 獎

 

 張薰

振賢 

 

莊以
鮑亦
廖宗
詹武

 張順
陳文

 張關

 許樹
龐鳳

 

 

 

 

 劉國

 

 范心

 
陳弘
莊瑞
李智

材料科學學
出 

務獎 
獎 人 得

 施漢章

薰圭 陳衍隆

 洪銘盤
林瑞進

以德 
亦當 
宗碩 
武勳 

林和龍

順太 
文源 

吳錫侃
林祥輝

關宗 李勝隆

樹恩 
鳳才 

洪敏雄
孫文彬

  

 

徐永富
王文雄

汪輝雄

 王文雄

 李深智

國雄 洪衛明
吳錫侃

 翁炳志

心梅 

周政旭
李嗣岑
王江清

陳宗榮

邱寬誠
陳仕卿
胡力方
剡友聖

弘毅 
瑞嬌 
智美 

李志隆

許世南
周銘俊
李秉傑

學會歷年

得 獎 人

章 金
＜

隆 林旺恩 鉻
＜

盤 李汝恫
進

以
＜

龍 F
＜

侃 黃振賢
輝 

氧
控
＜

隆 吳信田 A
＜

雄 鄭敦仁
彬

化
＜

富 童遷祥
雄

第
＜

雄 陳偉梁
第
聚
＜

雄 林聖朝 T
＜

智 張印本 縮
＜

明 顧鈞豪
侃

T
＜

志 張順太 次
＜

旭 薩文志
岑 張添智
清

M
d
＜

榮 黃志青 8
＜

誠 樂錦盛
卿 蔡明勳
方 毛禮忠
聖

由
成
＜

隆 潘永村 銲
＜

南 林志豐
俊 陳金源
傑

O
M
＜

年頒授獎
材 料

金屬村料應用
＜11 卷 1 期 4
鉻鉬鋼之微觀
＜13 卷 2 期 0
以化學蒸著法
＜14 卷 1 期 0

e-Ni 合金在
＜15 卷 2 期 5

氧氣濃淡電池
控制上之應用
＜16 卷 1 期 7
A1-4.8%合金
＜17 卷 1 期 9
化學蒸氣沈積
＜18 卷 1 期 2

第一名：鋁鋰
＜20 卷 3 期 1
第二名 : 尼龍
聚摻合體及共
＜20 卷 2 期 8
Ti-6Al-6V-2S
＜21 卷 1 期 2
縮墨鑄鐵中溫
＜22 卷 2 期 8
Ti3Al-Nb 合金
＜23 卷 1 期 8
次微米散斑之
＜24 卷 1 期 5
Microcrystall
discharge de
＜材料化學及

090 鋁合金薄
＜材料科學 2

由流體力學觀
成長 
＜材料科學 2

銲接組織中晶
＜材料科學 26
Ordering Effe
Misoriented 
＜材料化學及

獎章記錄 
料 科 學 論 文

得   獎
在外科整型移

46-57 頁＞ 
組織與機械性

0l-15＞
在炭鋼片上生

05-16 頁＞ 

2B 熱處理過
55-64＞ 

與微處理機之
 

72-82 頁＞ 
加工性之研究
91-104 頁＞ 

TiCN 之研究
22-30 頁＞ 

鎂合金的析出
123-132 頁＞

龍 6 與聚(4.4’
聚合體之形態

86-94 頁＞ 
Sn 合金的時效
20-29 頁＞ 
破損容忍度研

89-97 頁＞ 
金之熱製程及
81-88 頁＞ 
製備技術及其

53-65 頁＞ 
ine silicon d

ecompositio
物理 32 卷 3

薄板之超塑成
5 卷 1 期 34-

點討論物理蒸

5 卷 1 期 22-

內針狀肥粒鐵
6 卷 3 期 194
ects in MOC
(l00) GaAs  
物理 38 卷 1

文 獎 

獎   論   文 
移植上腐蝕研

性質 

生長氮化鈷被

過埕中微觀組織

之組合系統在

究 
 

究 

出硬化特性 
＞ 

-雙苯磺醛基
態與結晶效應

效硬化特性 

研究 

及韌性改善研究

其在微變形分

depositted b
n of heavily 

3 期 273-279
成形與成形後

-49 頁＞ 

蒸汽傳輸法中

-33 頁＞ 

鐵形成潛力之
4-205 頁＞ 

CVD Grown G
          

1 期 50-54 頁

研究

被覆

織之演化 

在控制爐氣碳

基對苯醯胺)之
應研究 

究

分析之應用

by glow 
diluted sila

9 頁＞
性質

中硫化鎘單晶

之計算模式

Ga0.5In0.5P on
           

頁＞

勢

之

ne 

的 

n 
     



屆
次

1

1

1

1

2

2

2

   

 
       
       
 

 

 
 

屆
次 年次 

陸
鴻

得 

16 85 李

17 86 吳

18 87 汪

19 88 程

20 89 劉

21 90 施

22 91 張

 
 
 

                     
                     

陸志 
鴻獎章 

傑
貢獻

獎 人 得 獎

李立中 焦佑

吳錫侃 吳秉

汪建民 侯貞

程一麟 黃國

劉國雄 

施漢章 吳子

張順太 汪鐵

                   
                   

傑出 
獻獎

傑
服務

獎 人 得 獎

佑鈞 馮明
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